Z.adani ¢islo 1

Navrh uzkopasmového zesilovace

Ukol: Navrhnéte jednostupiiovy tranzistorovy zesilovaé

s tranzistorem nec64535 na frekvenci 3274 MHz. Vstupni a vystupni pfizpusobovaci obvody
proved'te:

a) s diskrétnimi souc¢astkami

b) pomoci tsekit mikropaskového vedeni.

Pokyny k vypracovani:

Zkontrolujte, zda je tranzistor na zadané frekvenci stabilni. Pokud tomu tak neni, pozadejte
cvi¢iciho o zménu zadani.

Mikropaskova vedeni navrhnéte na podlozce o sile h=1 mm, pokovené 20 mikrometrti silnou
vrstvou médi. Relativni permitivita podlozky je rovna 4, ztratovy Cinitel pak 0,001. Pii navrhu
uvazujte vliv diskontinuit (oteviené konce, odboceni) na vedeni.

Porovnejte mozné alternativy zapojeni. UrCete Sitku pasma pro pokles pienosu -3dB a pasmo, v
némz je prizpusobeni na vstupu a vystupu lepsi nez -20dB. Urcete tolerancni pdsma soucastek
(rozmérh vedeni) tak, aby teoreticka vytéZnost vyroby byla alespont 90%.

Navrh zpracujte tak, zZe bude obsahovat titulni stranu s udaji o zpracovateli, toto zadani, schéma
zapojeni navrzenych obvodii, hodnoty soucastek, graficka znazornéni vypoctenych charakteristik

zesilovacu (velikosti odrazli a pfenost, zavislosti vytéznosti vyroby na hodnotach soucéstek) a
vykres motivu mikropaskovych vedeni. Parametry tranzistor naleznete na www.mide.cz/spar/.

Poznamka: Obvody se soustfedénymi parametry navrhnéte i v pfipade, kdy vychazeji nerealizovatelné hodnoty.



Z.adani ¢islo 2

Navrh uzkopasmového zesilovace

Ukol: Navrhnéte jednostupiiovy tranzistorovy zesilovaé

s tranzistorem atf14484 na frekvenci 12995 MHz. Vstupni a vystupni pfizptisobovaci obvody
proved'te:

a) s diskrétnimi souc¢astkami

b) pomoci tsekit mikropaskového vedeni.

Pokyny k vypracovani:

Zkontrolujte, zda je tranzistor na zadané frekvenci stabilni. Pokud tomu tak neni, pozadejte
cvi¢iciho o zménu zadani.

Mikropaskova vedeni navrhnéte na podlozce o sile h=1 mm, pokovené 20 mikrometrti silnou
vrstvou médi. Relativni permitivita podlozky je rovna 4, ztratovy Cinitel pak 0,001. Pfi navrhu
uvazujte vliv diskontinuit (oteviené konce, odboceni) na vedeni.

Porovnejte mozné alternativy zapojeni. UrCete Sitku pasma pro pokles pienosu -3dB a pasmo, v
némz je prizpusobeni na vstupu a vystupu lepsi nez -20dB. Urcete tolerancni pdsma soucastek
(rozmérh vedeni) tak, aby teoreticka vytéZnost vyroby byla alespont 90%.

Navrh zpracujte tak, Ze bude obsahovat titulni stranu s udaji o zpracovateli, toto zadani, schéma
zapojeni navrzenych obvodii, hodnoty soucastek, graficka znazornéni vypoctenych charakteristik

zesilovacu (velikosti odrazli a pfenost, zavislosti vytéznosti vyroby na hodnotach soucéstek) a
vykres motivu mikropaskovych vedeni. Parametry tranzistor naleznete na www.mide.cz/spar/.

Poznamka: Obvody se soustfedénymi parametry navrhnéte i v pfipade, kdy vychazeji nerealizovatelné hodnoty.



Z.adani ¢islo 3

Navrh uzkopasmového zesilovace

Ukol: Navrhnéte jednostupiiovy tranzistorovy zesilovaé

s tranzistorem thx05 na frekvenci 11703 MHz. Vstupni a vystupni ptizpisobovaci obvody
proved'te:

a) s diskrétnimi souc¢astkami

b) pomoci tsekit mikropaskového vedeni.

Pokyny k vypracovani:

Zkontrolujte, zda je tranzistor na zadané frekvenci stabilni. Pokud tomu tak neni, pozadejte
cvi¢iciho o zménu zadani.

Mikropaskova vedeni navrhnéte na podlozce o sile h=1 mm, pokovené 20 mikrometrti silnou
vrstvou médi. Relativni permitivita podlozky je rovna 4, ztratovy Cinitel pak 0,001. Pii navrhu
uvazujte vliv diskontinuit (oteviené konce, odboceni) na vedeni.

Porovnejte mozné alternativy zapojeni. UrCete Sitku pasma pro pokles pienosu -3dB a pasmo, v
némz je prizpusobeni na vstupu a vystupu lepsi nez -20dB. Urcete tolerancni pdsma soucastek
(rozmérh vedeni) tak, aby teoreticka vytéZnost vyroby byla alespont 90%.

Navrh zpracujte tak, zZe bude obsahovat titulni stranu s udaji o zpracovateli, toto zadani, schéma
zapojeni navrzenych obvodii, hodnoty soucastek, graficka znazornéni vypoctenych charakteristik

zesilovacu (velikosti odrazl a pfenost, zavislosti vytéznosti vyroby na hodnotach soucéstek) a
vykres motivu mikropaskovych vedeni. Parametry tranzistor naleznete na www.mide.cz/spar/.

Poznamka: Obvody se soustfedénymi parametry navrhnéte i v pfipade, kdy vychazeji nerealizovatelné hodnoty.



Z.adani ¢islo 4

Navrh uzkopasmového zesilovace

Ukol: Navrhnéte jednostupiiovy tranzistorovy zesilovaé

s tranzistorem atf26350 na frekvenci 13543 MHz. Vstupni a vystupni pfizptisobovaci obvody
proved'te:

a) s diskrétnimi souc¢astkami

b) pomoci tsekit mikropaskového vedeni.

Pokyny k vypracovani:

Zkontrolujte, zda je tranzistor na zadané frekvenci stabilni. Pokud tomu tak neni, pozadejte
cvi¢iciho o zménu zadani.

Mikropaskova vedeni navrhnéte na podlozce o sile h=1 mm, pokovené 20 mikrometrti silnou
vrstvou médi. Relativni permitivita podlozky je rovna 4, ztratovy Cinitel pak 0,001. Pfi navrhu
uvazujte vliv diskontinuit (oteviené konce, odboceni) na vedeni.

Porovnejte mozné alternativy zapojeni. UrCete Sitku pasma pro pokles pienosu -3dB a pasmo, v
némz je prizpusobeni na vstupu a vystupu lepsi nez -20dB. Urcete tolerancni pdsma soucastek
(rozmérh vedeni) tak, aby teoreticka vytéZnost vyroby byla alespont 90%.

Navrh zpracujte tak, Ze bude obsahovat titulni stranu s udaji o zpracovateli, toto zadani, schéma
zapojeni navrzenych obvodii, hodnoty soucastek, graficka znazornéni vypoctenych charakteristik

zesilovacu (velikosti odrazli a pfenost, zavislosti vytéznosti vyroby na hodnotach soucéstek) a
vykres motivu mikropaskovych vedeni. Parametry tranzistor naleznete na www.mide.cz/spar/.

Poznamka: Obvody se soustfedénymi parametry navrhnéte i v pfipade, kdy vychazeji nerealizovatelné hodnoty.



Z.adani ¢islo 5

Navrh uzkopasmového zesilovace

Ukol: Navrhnéte jednostupiiovy tranzistorovy zesilovaé

s tranzistorem atf26150 na frekvenci 14860 MHz. Vstupni a vystupni ptizptisobovaci obvody
proved'te:

a) s diskrétnimi souc¢astkami

b) pomoci tsekit mikropaskového vedeni.

Pokyny k vypracovani:

Zkontrolujte, zda je tranzistor na zadané frekvenci stabilni. Pokud tomu tak neni, pozadejte
cvi¢iciho o zménu zadani.

Mikropaskova vedeni navrhnéte na podlozce o sile h=1 mm, pokovené 20 mikrometrti silnou
vrstvou médi. Relativni permitivita podlozky je rovna 4, ztratovy Cinitel pak 0,001. Pfi navrhu
uvazujte vliv diskontinuit (oteviené konce, odboceni) na vedeni.

Porovnejte mozné alternativy zapojeni. UrCete Sitku pasma pro pokles pienosu -3dB a pasmo, v
némz je prizpusobeni na vstupu a vystupu lepsi nez -20dB. Urcete tolerancni pdsma soucastek
(rozmérh vedeni) tak, aby teoreticka vytéZnost vyroby byla alespont 90%.

Navrh zpracujte tak, Ze bude obsahovat titulni stranu s udaji o zpracovateli, toto zadani, schéma
zapojeni navrzenych obvodii, hodnoty soucastek, graficka znazornéni vypoctenych charakteristik

zesilovacu (velikosti odrazli a pfenost, zavislosti vytéznosti vyroby na hodnotach soucéstek) a
vykres motivu mikropaskovych vedeni. Parametry tranzistor naleznete na www.mide.cz/spar/.

Poznamka: Obvody se soustfedénymi parametry navrhnéte i v pfipade, kdy vychazeji nerealizovatelné hodnoty.



Z.adani ¢islo 6

Navrh uzkopasmového zesilovace

Ukol: Navrhnéte jednostupiiovy tranzistorovy zesilovaé

s tranzistorem atf13284 na frekvenci 11700 MHz. Vstupni a vystupni pfizptisobovaci obvody
proved'te:

a) s diskrétnimi souc¢astkami

b) pomoci tsekit mikropaskového vedeni.

Pokyny k vypracovani:

Zkontrolujte, zda je tranzistor na zadané frekvenci stabilni. Pokud tomu tak neni, pozadejte
cvi¢iciho o zménu zadani.

Mikropaskova vedeni navrhnéte na podlozce o sile h=1 mm, pokovené 20 mikrometrti silnou
vrstvou médi. Relativni permitivita podlozky je rovna 4, ztratovy Cinitel pak 0,001. Pfi navrhu
uvazujte vliv diskontinuit (oteviené konce, odboceni) na vedeni.

Porovnejte mozné alternativy zapojeni. UrCete Sitku pasma pro pokles pienosu -3dB a pasmo, v
némz je prizpusobeni na vstupu a vystupu lepsi nez -20dB. Urcete tolerancni pdsma soucastek
(rozmérh vedeni) tak, aby teoreticka vytéZnost vyroby byla alespont 90%.

Navrh zpracujte tak, Ze bude obsahovat titulni stranu s udaji o zpracovateli, toto zadani, schéma
zapojeni navrzenych obvodii, hodnoty soucastek, graficka znazornéni vypoctenych charakteristik

zesilovacu (velikosti odrazli a pfenost, zavislosti vytéznosti vyroby na hodnotach soucéstek) a
vykres motivu mikropaskovych vedeni. Parametry tranzistor naleznete na www.mide.cz/spar/.

Poznamka: Obvody se soustfedénymi parametry navrhnéte i v pfipade, kdy vychazeji nerealizovatelné hodnoty.



Z.adani ¢islo 7

Navrh uzkopasmového zesilovace

Ukol: Navrhnéte jednostupiiovy tranzistorovy zesilovaé

s tranzistorem vem905 na frekvenci 8932 MHz. Vstupni a vystupni ptizptisobovaci obvody
proved'te:

a) s diskrétnimi souc¢astkami

b) pomoci tsekit mikropaskového vedeni.

Pokyny k vypracovani:

Zkontrolujte, zda je tranzistor na zadané frekvenci stabilni. Pokud tomu tak neni, pozadejte
cvi¢iciho o zménu zadani.

Mikropaskova vedeni navrhnéte na podlozce o sile h=1 mm, pokovené 20 mikrometrti silnou
vrstvou médi. Relativni permitivita podlozky je rovna 4, ztratovy Cinitel pak 0,001. Pii navrhu
uvazujte vliv diskontinuit (oteviené konce, odboceni) na vedeni.

Porovnejte mozné alternativy zapojeni. UrCete Sitku pasma pro pokles pienosu -3dB a pasmo, v
némz je prizpusobeni na vstupu a vystupu lepsi nez -20dB. Urcete tolerancni pdsma soucastek
(rozmérh vedeni) tak, aby teoreticka vytéZnost vyroby byla alespont 90%.

Navrh zpracujte tak, zZe bude obsahovat titulni stranu s udaji o zpracovateli, toto zadani, schéma
zapojeni navrzenych obvodii, hodnoty soucastek, graficka znazornéni vypoctenych charakteristik

zesilovacu (velikosti odrazli a pfenost, zavislosti vytéznosti vyroby na hodnotach soucéstek) a
vykres motivu mikropaskovych vedeni. Parametry tranzistor naleznete na www.mide.cz/spar/.

Poznamka: Obvody se soustfedénymi parametry navrhnéte i v pfipade, kdy vychazeji nerealizovatelné hodnoty.



Z.adani c¢islo 8

Navrh uzkopasmového zesilovace

Ukol: Navrhnéte jednostupiiovy tranzistorovy zesilovaé

s tranzistorem atf26350 na frekvenci 15734 MHz. Vstupni a vystupni pfizptisobovaci obvody
proved'te:

a) s diskrétnimi souc¢astkami

b) pomoci tsekit mikropaskového vedeni.

Pokyny k vypracovani:

Zkontrolujte, zda je tranzistor na zadané frekvenci stabilni. Pokud tomu tak neni, pozadejte
cvi¢iciho o zménu zadani.

Mikropaskova vedeni navrhnéte na podlozce o sile h=1 mm, pokovené 20 mikrometrti silnou
vrstvou médi. Relativni permitivita podlozky je rovna 4, ztratovy Cinitel pak 0,001. Pfi navrhu
uvazujte vliv diskontinuit (oteviené konce, odboceni) na vedeni.

Porovnejte mozné alternativy zapojeni. UrCete Sitku pasma pro pokles pienosu -3dB a pasmo, v
némz je prizpusobeni na vstupu a vystupu lepsi nez -20dB. Urcete tolerancni pdsma soucastek
(rozmérh vedeni) tak, aby teoreticka vytéZnost vyroby byla alespont 90%.

Navrh zpracujte tak, Ze bude obsahovat titulni stranu s udaji o zpracovateli, toto zadani, schéma
zapojeni navrzenych obvodii, hodnoty soucastek, graficka znazornéni vypoctenych charakteristik

zesilovacu (velikosti odrazli a pfenost, zavislosti vytéznosti vyroby na hodnotach soucéstek) a
vykres motivu mikropaskovych vedeni. Parametry tranzistor naleznete na www.mide.cz/spar/.

Poznamka: Obvody se soustfedénymi parametry navrhnéte i v pfipade, kdy vychazeji nerealizovatelné hodnoty.



Z.adani ¢islo 9

Navrh uzkopasmového zesilovace

Ukol: Navrhnéte jednostupiiovy tranzistorovy zesilovaé

s tranzistorem a60570a na frekvenci 4650 MHz. Vstupni a vystupni ptizpiisobovaci obvody
proved'te:

a) s diskrétnimi souc¢astkami

b) pomoci tsekit mikropaskového vedeni.

Pokyny k vypracovani:

Zkontrolujte, zda je tranzistor na zadané frekvenci stabilni. Pokud tomu tak neni, pozadejte
cvi¢iciho o zménu zadani.

Mikropaskova vedeni navrhnéte na podlozce o sile h=1 mm, pokovené 20 mikrometrti silnou
vrstvou médi. Relativni permitivita podlozky je rovna 4, ztratovy Cinitel pak 0,001. Pii navrhu
uvazujte vliv diskontinuit (oteviené konce, odboceni) na vedeni.

Porovnejte mozné alternativy zapojeni. UrCete Sitku pasma pro pokles pienosu -3dB a pasmo, v
némz je prizpusobeni na vstupu a vystupu lepsi nez -20dB. Urcete tolerancni pdsma soucastek
(rozmérh vedeni) tak, aby teoreticka vytéZnost vyroby byla alespont 90%.

Navrh zpracujte tak, zZe bude obsahovat titulni stranu s udaji o zpracovateli, toto zadani, schéma
zapojeni navrzenych obvodii, hodnoty soucastek, graficka znazornéni vypoctenych charakteristik

zesilovacu (velikosti odrazl a pfenost, zavislosti vytéznosti vyroby na hodnotach soucéstek) a
vykres motivu mikropaskovych vedeni. Parametry tranzistor naleznete na www.mide.cz/spar/.

Poznamka: Obvody se soustfedénymi parametry navrhnéte i v pfipade, kdy vychazeji nerealizovatelné hodnoty.



Z.adani cislo 10

Navrh uzkopasmového zesilovace

Ukol: Navrhnéte jednostupiiovy tranzistorovy zesilovaé

s tranzistorem atf26350 na frekvenci 15076 MHz. Vstupni a vystupni pfizptisobovaci obvody
proved'te:

a) s diskrétnimi souc¢astkami

b) pomoci tsekit mikropaskového vedeni.

Pokyny k vypracovani:

Zkontrolujte, zda je tranzistor na zadané frekvenci stabilni. Pokud tomu tak neni, pozadejte
cvi¢iciho o zménu zadani.

Mikropaskova vedeni navrhnéte na podlozce o sile h=1 mm, pokovené 20 mikrometrti silnou
vrstvou médi. Relativni permitivita podlozky je rovna 4, ztratovy Cinitel pak 0,001. Pfi navrhu
uvazujte vliv diskontinuit (oteviené konce, odboceni) na vedeni.

Porovnejte mozné alternativy zapojeni. UrCete Sitku pasma pro pokles pienosu -3dB a pasmo, v
némz je prizpusobeni na vstupu a vystupu lepsi nez -20dB. Urcete tolerancni pdsma soucastek
(rozmérh vedeni) tak, aby teoreticka vytéZnost vyroby byla alespont 90%.

Navrh zpracujte tak, Ze bude obsahovat titulni stranu s udaji o zpracovateli, toto zadani, schéma
zapojeni navrzenych obvodii, hodnoty soucastek, graficka znazornéni vypoctenych charakteristik

zesilovacu (velikosti odrazli a pfenost, zavislosti vytéznosti vyroby na hodnotach soucéstek) a
vykres motivu mikropaskovych vedeni. Parametry tranzistor naleznete na www.mide.cz/spar/.

Poznamka: Obvody se soustfedénymi parametry navrhnéte i v pfipade, kdy vychazeji nerealizovatelné hodnoty.



Z.adani Cislo 11

Navrh uzkopasmového zesilovace

Ukol: Navrhnéte jednostupiiovy tranzistorovy zesilovaé

s tranzistorem at21400 na frekvenci 8000 MHz. Vstupni a vystupni ptizptisobovaci obvody
proved'te:

a) s diskrétnimi souc¢astkami

b) pomoci tsekit mikropaskového vedeni.

Pokyny k vypracovani:

Zkontrolujte, zda je tranzistor na zadané frekvenci stabilni. Pokud tomu tak neni, pozadejte
cvi¢iciho o zménu zadani.

Mikropaskova vedeni navrhnéte na podlozce o sile h=1 mm, pokovené 20 mikrometrti silnou
vrstvou médi. Relativni permitivita podlozky je rovna 4, ztratovy Cinitel pak 0,001. Pii navrhu
uvazujte vliv diskontinuit (oteviené konce, odboceni) na vedeni.

Porovnejte mozné alternativy zapojeni. UrCete Sitku pasma pro pokles pienosu -3dB a pasmo, v
némz je prizpusobeni na vstupu a vystupu lepsi nez -20dB. Urcete tolerancni pdsma soucastek
(rozmérh vedeni) tak, aby teoreticka vytéZnost vyroby byla alespont 90%.

Navrh zpracujte tak, Ze bude obsahovat titulni stranu s tdaji o zpracovateli, toto zadani, schéma
zapojeni navrzenych obvodii, hodnoty soucastek, graficka znazornéni vypoctenych charakteristik

zesilovacu (velikosti odrazli a pfenost, zavislosti vytéznosti vyroby na hodnotach soucéstek) a
vykres motivu mikropaskovych vedeni. Parametry tranzistor naleznete na www.mide.cz/spar/.

Poznamka: Obvody se soustfedénymi parametry navrhnéte i v pfipade, kdy vychazeji nerealizovatelné hodnoty.



Z.adani Cislo 12

Navrh uzkopasmového zesilovace

Ukol: Navrhnéte jednostupiiovy tranzistorovy zesilovaé

s tranzistorem atf21100 na frekvenci 7450 MHz. Vstupni a vystupni pfizpisobovaci obvody
proved'te:

a) s diskrétnimi souc¢astkami

b) pomoci tsekit mikropaskového vedeni.

Pokyny k vypracovani:

Zkontrolujte, zda je tranzistor na zadané frekvenci stabilni. Pokud tomu tak neni, pozadejte
cvi¢iciho o zménu zadani.

Mikropaskova vedeni navrhnéte na podlozce o sile h=1 mm, pokovené 20 mikrometrti silnou
vrstvou médi. Relativni permitivita podlozky je rovna 4, ztratovy Cinitel pak 0,001. Pii navrhu
uvazujte vliv diskontinuit (oteviené konce, odboceni) na vedeni.

Porovnejte mozné alternativy zapojeni. UrCete Sitku pasma pro pokles pienosu -3dB a pasmo, v
némz je prizpusobeni na vstupu a vystupu lepsi nez -20dB. Urcete tolerancni pdsma soucastek
(rozmérh vedeni) tak, aby teoreticka vytéZnost vyroby byla alespont 90%.

Navrh zpracujte tak, ze bude obsahovat titulni stranu s udaji o zpracovateli, toto zadani, schéma
zapojeni navrzenych obvodii, hodnoty soucastek, graficka znazornéni vypoctenych charakteristik

zesilovacu (velikosti odrazli a pfenost, zavislosti vytéznosti vyroby na hodnotach soucéstek) a
vykres motivu mikropaskovych vedeni. Parametry tranzistor naleznete na www.mide.cz/spar/.

Poznamka: Obvody se soustfedénymi parametry navrhnéte i v pfipade, kdy vychazeji nerealizovatelné hodnoty.



Z.adani cCislo 13

Navrh uzkopasmového zesilovace

Ukol: Navrhnéte jednostupiiovy tranzistorovy zesilovaé

s tranzistorem at64023 na frekvenci 3900 MHz. Vstupni a vystupni ptizptisobovaci obvody
proved'te:

a) s diskrétnimi souc¢astkami

b) pomoci tsekit mikropaskového vedeni.

Pokyny k vypracovani:

Zkontrolujte, zda je tranzistor na zadané frekvenci stabilni. Pokud tomu tak neni, pozadejte
cvi¢iciho o zménu zadani.

Mikropaskova vedeni navrhnéte na podlozce o sile h=1 mm, pokovené 20 mikrometrti silnou
vrstvou médi. Relativni permitivita podlozky je rovna 4, ztratovy Cinitel pak 0,001. Pii navrhu
uvazujte vliv diskontinuit (oteviené konce, odboceni) na vedeni.

Porovnejte mozné alternativy zapojeni. UrCete Sitku pasma pro pokles pienosu -3dB a pasmo, v
némz je prizpusobeni na vstupu a vystupu lepsi nez -20dB. Urcete tolerancni pdsma soucastek
(rozmérh vedeni) tak, aby teoreticka vytéZnost vyroby byla alespont 90%.

Navrh zpracujte tak, zZe bude obsahovat titulni stranu s udaji o zpracovateli, toto zadani, schéma
zapojeni navrzenych obvodii, hodnoty soucastek, graficka znazornéni vypoctenych charakteristik

zesilovacu (velikosti odrazli a pfenost, zavislosti vytéznosti vyroby na hodnotach soucéstek) a
vykres motivu mikropaskovych vedeni. Parametry tranzistor naleznete na www.mide.cz/spar/.

Poznamka: Obvody se soustfedénymi parametry navrhnéte i v pfipad€, kdy vychazeji nerealizovatelné hodnoty.



Z.adani cislo 14

Navrh uzkopasmového zesilovace

Ukol: Navrhnéte jednostupiiovy tranzistorovy zesilovaé

s tranzistorem atf13284 na frekvenci 12735 MHz. Vstupni a vystupni pfizptisobovaci obvody
proved'te:

a) s diskrétnimi souc¢astkami

b) pomoci tsekit mikropaskového vedeni.

Pokyny k vypracovani:

Zkontrolujte, zda je tranzistor na zadané frekvenci stabilni. Pokud tomu tak neni, pozadejte
cvi¢iciho o zménu zadani.

Mikropaskova vedeni navrhnéte na podlozce o sile h=1 mm, pokovené 20 mikrometrti silnou
vrstvou médi. Relativni permitivita podlozky je rovna 4, ztratovy Cinitel pak 0,001. Pfi navrhu
uvazujte vliv diskontinuit (oteviené konce, odboceni) na vedeni.

Porovnejte mozné alternativy zapojeni. UrCete Sitku pasma pro pokles pienosu -3dB a pasmo, v
némz je prizpusobeni na vstupu a vystupu lepsi nez -20dB. Urcete tolerancni pdsma soucastek
(rozmé&rh vedeni) tak, aby teoreticka vytéZnost vyroby byla alespont 90%.

Navrh zpracujte tak, Ze bude obsahovat titulni stranu s udaji o zpracovateli, toto zadani, schéma
zapojeni navrzenych obvodii, hodnoty soucastek, graficka znazornéni vypoctenych charakteristik

zesilovacu (velikosti odrazli a pfenost, zavislosti vytéznosti vyroby na hodnotach soucéstek) a
vykres motivu mikropaskovych vedeni. Parametry tranzistor naleznete na www.mide.cz/spar/.

Poznamka: Obvody se soustfedénymi parametry navrhnéte i v pfipade, kdy vychazeji nerealizovatelné hodnoty.



Z.adani cCislo 15

Navrh uzkopasmového zesilovace

Ukol: Navrhnéte jednostupiiovy tranzistorovy zesilovaé

s tranzistorem atf13136 na frekvenci 14050 MHz. Vstupni a vystupni pfizptisobovaci obvody
proved'te:

a) s diskrétnimi souc¢astkami

b) pomoci tsekit mikropaskového vedeni.

Pokyny k vypracovani:

Zkontrolujte, zda je tranzistor na zadané frekvenci stabilni. Pokud tomu tak neni, pozadejte
cvi¢iciho o zménu zadani.

Mikropaskova vedeni navrhnéte na podlozce o sile h=1 mm, pokovené 20 mikrometrti silnou
vrstvou médi. Relativni permitivita podlozky je rovna 4, ztratovy Cinitel pak 0,001. Pfi navrhu
uvazujte vliv diskontinuit (oteviené konce, odboceni) na vedeni.

Porovnejte mozné alternativy zapojeni. UrCete Sitku pasma pro pokles pienosu -3dB a pasmo, v
némz je prizpusobeni na vstupu a vystupu lepsi nez -20dB. Urcete tolerancni pdsma soucastek
(rozmérh vedeni) tak, aby teoreticka vytéZnost vyroby byla alespont 90%.

Navrh zpracujte tak, Ze bude obsahovat titulni stranu s udaji o zpracovateli, toto zadani, schéma
zapojeni navrzenych obvodii, hodnoty soucastek, graficka znazornéni vypoctenych charakteristik

zesilovacu (velikosti odrazli a pfenost, zavislosti vytéznosti vyroby na hodnotach soucéstek) a
vykres motivu mikropaskovych vedeni. Parametry tranzistor naleznete na www.mide.cz/spar/.

Poznamka: Obvody se soustfedénymi parametry navrhnéte i v pfipade, kdy vychazeji nerealizovatelné hodnoty.



Z.adani cCislo 16

Navrh uzkopasmového zesilovace

Ukol: Navrhnéte jednostupiiovy tranzistorovy zesilovaé

s tranzistorem nec64535 na frekvenci 2934 MHz. Vstupni a vystupni pfizpusobovaci obvody
proved'te:

a) s diskrétnimi souc¢astkami

b) pomoci tsekit mikropaskového vedeni.

Pokyny k vypracovani:

Zkontrolujte, zda je tranzistor na zadané frekvenci stabilni. Pokud tomu tak neni, pozadejte
cvi¢iciho o zménu zadani.

Mikropaskova vedeni navrhnéte na podlozce o sile h=1 mm, pokovené 20 mikrometrti silnou
vrstvou médi. Relativni permitivita podlozky je rovna 4, ztratovy Cinitel pak 0,001. Pii navrhu
uvazujte vliv diskontinuit (oteviené konce, odboceni) na vedeni.

Porovnejte mozné alternativy zapojeni. UrCete Sitku pasma pro pokles pienosu -3dB a pasmo, v
némz je prizpusobeni na vstupu a vystupu lepsi nez -20dB. Urcete tolerancni pdsma soucastek
(rozmérh vedeni) tak, aby teoreticka vytéZnost vyroby byla alespont 90%.

Navrh zpracujte tak, ze bude obsahovat titulni stranu s udaji o zpracovateli, toto zadani, schéma
zapojeni navrzenych obvodii, hodnoty soucastek, graficka znazornéni vypoctenych charakteristik

zesilovacu (velikosti odrazli a pfenost, zavislosti vytéznosti vyroby na hodnotach soucéstek) a
vykres motivu mikropaskovych vedeni. Parametry tranzistor naleznete na www.mide.cz/spar/.

Poznamka: Obvody se soustfedénymi parametry navrhnéte i v pfipade, kdy vychazeji nerealizovatelné hodnoty.



Z.adani Cislo 17

Navrh uzkopasmového zesilovace

Ukol: Navrhnéte jednostupiiovy tranzistorovy zesilovaé

s tranzistorem atf13136 na frekvenci 11500 MHz. Vstupni a vystupni ptizptisobovaci obvody
proved'te:

a) s diskrétnimi souc¢astkami

b) pomoci tsekit mikropaskového vedeni.

Pokyny k vypracovani:

Zkontrolujte, zda je tranzistor na zadané frekvenci stabilni. Pokud tomu tak neni, pozadejte
cvi¢iciho o zménu zadani.

Mikropaskova vedeni navrhnéte na podlozce o sile h=1 mm, pokovené 20 mikrometrti silnou
vrstvou médi. Relativni permitivita podlozky je rovna 4, ztratovy Cinitel pak 0,001. Pfi navrhu
uvazujte vliv diskontinuit (oteviené konce, odboceni) na vedeni.

Porovnejte mozné alternativy zapojeni. UrCete Sitku pasma pro pokles pienosu -3dB a pasmo, v
némz je prizpusobeni na vstupu a vystupu lepsi nez -20dB. Urcete tolerancni pdsma soucastek
(rozmérh vedeni) tak, aby teoreticka vytéZnost vyroby byla alespont 90%.

Navrh zpracujte tak, Ze bude obsahovat titulni stranu s udaji o zpracovateli, toto zadani, schéma
zapojeni navrzenych obvodii, hodnoty soucastek, graficka znazornéni vypoctenych charakteristik

zesilovacu (velikosti odrazli a pfenost, zavislosti vytéznosti vyroby na hodnotach soucéstek) a
vykres motivu mikropaskovych vedeni. Parametry tranzistor naleznete na www.mide.cz/spar/.

Poznamka: Obvody se soustfedénymi parametry navrhnéte i v pfipade, kdy vychazeji nerealizovatelné hodnoty.



Z.adani cCislo 18

Navrh uzkopasmového zesilovace

Ukol: Navrhnéte jednostupiiovy tranzistorovy zesilovaé

s tranzistorem bfr90 na frekvenci 600 MHz. Vstupni a vystupni pfizptisobovaci obvody
proved'te:

a) s diskrétnimi souc¢astkami

b) pomoci tsekit mikropaskového vedeni.

Pokyny k vypracovani:

Zkontrolujte, zda je tranzistor na zadané frekvenci stabilni. Pokud tomu tak neni, pozadejte
cvi¢iciho o zménu zadani.

Mikropaskova vedeni navrhnéte na podlozce o sile h=1 mm, pokovené 20 mikrometrti silnou
vrstvou médi. Relativni permitivita podlozky je rovna 4, ztratovy Cinitel pak 0,001. Pii navrhu
uvazujte vliv diskontinuit (oteviené konce, odboceni) na vedeni.

Porovnejte mozné alternativy zapojeni. UrCete Sitku pasma pro pokles pienosu -3dB a pasmo, v
némz je prizpusobeni na vstupu a vystupu lepsi nez -20dB. Urcete tolerancni pdsma soucastek
(rozmérh vedeni) tak, aby teoreticka vytéZnost vyroby byla alespont 90%.

Navrh zpracujte tak, ze bude obsahovat titulni stranu s udaji o zpracovateli, toto zadani, schéma
zapojeni navrzenych obvodii, hodnoty soucastek, graficka znazornéni vypoctenych charakteristik

zesilovacu (velikosti odrazli a pfenost, zavislosti vytéznosti vyroby na hodnotach soucéstek) a
vykres motivu mikropaskovych vedeni. Parametry tranzistor naleznete na www.mide.cz/spar/.

Poznamka: Obvody se soustfedénymi parametry navrhnéte i v pfipade, kdy vychazeji nerealizovatelné hodnoty.



Z.adani cislo 19

Navrh uzkopasmového zesilovace

Ukol: Navrhnéte jednostupiiovy tranzistorovy zesilovaé

s tranzistorem at12535 na frekvenci 10100 MHz. Vstupni a vystupni pfizpusobovaci obvody
proved'te:

a) s diskrétnimi souc¢astkami

b) pomoci tsekit mikropaskového vedeni.

Pokyny k vypracovani:

Zkontrolujte, zda je tranzistor na zadané frekvenci stabilni. Pokud tomu tak neni, pozadejte
cvi¢iciho o zménu zadani.

Mikropaskova vedeni navrhnéte na podlozce o sile h=1 mm, pokovené 20 mikrometrti silnou
vrstvou médi. Relativni permitivita podlozky je rovna 4, ztratovy Cinitel pak 0,001. Pii navrhu
uvazujte vliv diskontinuit (oteviené konce, odboceni) na vedeni.

Porovnejte mozné alternativy zapojeni. UrCete Sitku pasma pro pokles pienosu -3dB a pasmo, v
némz je prizpusobeni na vstupu a vystupu lepsi nez -20dB. Urcete tolerancni pdsma soucastek
(rozmérh vedeni) tak, aby teoreticka vytéZnost vyroby byla alespont 90%.

Navrh zpracujte tak, ze bude obsahovat titulni stranu s udaji o zpracovateli, toto zadani, schéma
zapojeni navrzenych obvodii, hodnoty soucastek, graficka znazornéni vypoctenych charakteristik

zesilovacu (velikosti odrazli a pfenost, zavislosti vytéznosti vyroby na hodnotach soucéstek) a
vykres motivu mikropaskovych vedeni. Parametry tranzistor naleznete na www.mide.cz/spar/.

Poznamka: Obvody se soustfedénymi parametry navrhnéte i v pfipade, kdy vychazeji nerealizovatelné hodnoty.



Z.adani cislo 20

Navrh uzkopasmového zesilovace

Ukol: Navrhnéte jednostupiiovy tranzistorovy zesilovaé

s tranzistorem atf21100 na frekvenci 7932 MHz. Vstupni a vystupni pfizpisobovaci obvody
proved'te:

a) s diskrétnimi souc¢astkami

b) pomoci tsekit mikropaskového vedeni.

Pokyny k vypracovani:

Zkontrolujte, zda je tranzistor na zadané frekvenci stabilni. Pokud tomu tak neni, pozadejte
cvi¢iciho o zménu zadani.

Mikropaskova vedeni navrhnéte na podlozce o sile h=1 mm, pokovené 20 mikrometrti silnou
vrstvou médi. Relativni permitivita podlozky je rovna 4, ztratovy Cinitel pak 0,001. Pii navrhu
uvazujte vliv diskontinuit (oteviené konce, odboceni) na vedeni.

Porovnejte mozné alternativy zapojeni. UrCete Sitku pasma pro pokles pienosu -3dB a pasmo, v
némz je prizpusobeni na vstupu a vystupu lepsi nez -20dB. Urcete tolerancni pdsma soucastek
(rozmérh vedeni) tak, aby teoreticka vytéZnost vyroby byla alespont 90%.

Navrh zpracujte tak, ze bude obsahovat titulni stranu s udaji o zpracovateli, toto zadani, schéma
zapojeni navrzenych obvodii, hodnoty soucastek, graficka znazornéni vypoctenych charakteristik

zesilovacu (velikosti odrazli a pfenost, zavislosti vytéznosti vyroby na hodnotach soucéstek) a
vykres motivu mikropaskovych vedeni. Parametry tranzistor naleznete na www.mide.cz/spar/.

Poznamka: Obvody se soustfedénymi parametry navrhnéte i v pfipade, kdy vychazeji nerealizovatelné hodnoty.



Z.adani Cislo 21

Navrh uzkopasmového zesilovace

Ukol: Navrhnéte jednostupiiovy tranzistorovy zesilovaé

s tranzistorem mav11 na frekvenci 802 MHz. Vstupni a vystupni pfizpisobovaci obvody
proved'te:

a) s diskrétnimi souc¢astkami

b) pomoci tsekit mikropaskového vedeni.

Pokyny k vypracovani:

Zkontrolujte, zda je tranzistor na zadané frekvenci stabilni. Pokud tomu tak neni, pozadejte
cvi¢iciho o zménu zadani.

Mikropaskova vedeni navrhnéte na podlozce o sile h=1 mm, pokovené 20 mikrometrti silnou
vrstvou médi. Relativni permitivita podlozky je rovna 4, ztratovy Cinitel pak 0,001. Pii navrhu
uvazujte vliv diskontinuit (oteviené konce, odboceni) na vedeni.

Porovnejte mozné alternativy zapojeni. UrCete Sitku pasma pro pokles pienosu -3dB a pasmo, v
némz je prizpusobeni na vstupu a vystupu lepsi nez -20dB. Urcete tolerancni pdsma soucastek
(rozmérh vedeni) tak, aby teoreticka vytéZnost vyroby byla alespont 90%.

Navrh zpracujte tak, zZe bude obsahovat titulni stranu s udaji o zpracovateli, toto zadani, schéma
zapojeni navrzenych obvodii, hodnoty soucastek, graficka znazornéni vypoctenych charakteristik

zesilovacu (velikosti odrazl a pfenost, zavislosti vytéznosti vyroby na hodnotach soucéstek) a
vykres motivu mikropaskovych vedeni. Parametry tranzistor naleznete na www.mide.cz/spar/.

Poznamka: Obvody se soustfedénymi parametry navrhnéte i v pfipade, kdy vychazeji nerealizovatelné hodnoty.



Z.adani Cislo 22

Navrh uzkopasmového zesilovace

Ukol: Navrhnéte jednostupiiovy tranzistorovy zesilovaé

s tranzistorem atf21100 na frekvenci 8321 MHz. Vstupni a vystupni ptizpisobovaci obvody
proved'te:

a) s diskrétnimi souc¢astkami

b) pomoci tsekit mikropaskového vedeni.

Pokyny k vypracovani:

Zkontrolujte, zda je tranzistor na zadané frekvenci stabilni. Pokud tomu tak neni, pozadejte
cvi¢iciho o zménu zadani.

Mikropaskova vedeni navrhnéte na podlozce o sile h=1 mm, pokovené 20 mikrometrti silnou
vrstvou médi. Relativni permitivita podlozky je rovna 4, ztratovy Cinitel pak 0,001. Pii navrhu
uvazujte vliv diskontinuit (oteviené konce, odboceni) na vedeni.

Porovnejte mozné alternativy zapojeni. UrCete Sitku pasma pro pokles pienosu -3dB a pasmo, v
némz je prizpusobeni na vstupu a vystupu lepsi nez -20dB. Urcete tolerancni pdsma soucastek
(rozmérh vedeni) tak, aby teoreticka vytéZnost vyroby byla alespont 90%.

Navrh zpracujte tak, ze bude obsahovat titulni stranu s udaji o zpracovateli, toto zadani, schéma
zapojeni navrzenych obvodii, hodnoty soucastek, graficka znazornéni vypoctenych charakteristik

zesilovacu (velikosti odrazli a pfenost, zavislosti vytéznosti vyroby na hodnotach soucéstek) a
vykres motivu mikropaskovych vedeni. Parametry tranzistor naleznete na www.mide.cz/spar/.

Poznamka: Obvody se soustfedénymi parametry navrhnéte i v pfipade, kdy vychazeji nerealizovatelné hodnoty.



Z.adani Cislo 23

Navrh uzkopasmového zesilovace

Ukol: Navrhnéte jednostupiiovy tranzistorovy zesilovaé

s tranzistorem atf13336 na frekvenci 12745 MHz. Vstupni a vystupni pfizptisobovaci obvody
proved'te:

a) s diskrétnimi souc¢astkami

b) pomoci tsekit mikropaskového vedeni.

Pokyny k vypracovani:

Zkontrolujte, zda je tranzistor na zadané frekvenci stabilni. Pokud tomu tak neni, pozadejte
cvi¢iciho o zménu zadani.

Mikropaskova vedeni navrhnéte na podlozce o sile h=1 mm, pokovené 20 mikrometrti silnou
vrstvou médi. Relativni permitivita podlozky je rovna 4, ztratovy Cinitel pak 0,001. Pfi navrhu
uvazujte vliv diskontinuit (oteviené konce, odboceni) na vedeni.

Porovnejte mozné alternativy zapojeni. UrCete Sitku pasma pro pokles pienosu -3dB a pasmo, v
némz je prizpusobeni na vstupu a vystupu lepsi nez -20dB. Urcete tolerancni pdsma soucastek
(rozmérh vedeni) tak, aby teoreticka vytéZnost vyroby byla alespont 90%.

Navrh zpracujte tak, Ze bude obsahovat titulni stranu s udaji o zpracovateli, toto zadani, schéma
zapojeni navrzenych obvodii, hodnoty soucastek, graficka znazornéni vypoctenych charakteristik

zesilovacu (velikosti odrazli a pfenost, zavislosti vytéznosti vyroby na hodnotach soucéstek) a
vykres motivu mikropaskovych vedeni. Parametry tranzistor naleznete na www.mide.cz/spar/.

Poznamka: Obvody se soustfedénymi parametry navrhnéte i v pfipade, kdy vychazeji nerealizovatelné hodnoty.



Z.adani cislo 24

Navrh uzkopasmového zesilovace

Ukol: Navrhnéte jednostupiiovy tranzistorovy zesilovaé

s tranzistorem at64023 na frekvenci 3200 MHz. Vstupni a vystupni ptizptisobovaci obvody
proved'te:

a) s diskrétnimi souc¢astkami

b) pomoci tsekit mikropaskového vedeni.

Pokyny k vypracovani:

Zkontrolujte, zda je tranzistor na zadané frekvenci stabilni. Pokud tomu tak neni, pozadejte
cvi¢iciho o zménu zadani.

Mikropaskova vedeni navrhnéte na podlozce o sile h=1 mm, pokovené 20 mikrometrti silnou
vrstvou médi. Relativni permitivita podlozky je rovna 4, ztratovy Cinitel pak 0,001. Pii navrhu
uvazujte vliv diskontinuit (oteviené konce, odboceni) na vedeni.

Porovnejte mozné alternativy zapojeni. UrCete Sitku pasma pro pokles pienosu -3dB a pasmo, v
némz je prizpusobeni na vstupu a vystupu lepsi nez -20dB. Urcete tolerancni pdsma soucastek
(rozmérh vedeni) tak, aby teoreticka vytéZnost vyroby byla alespont 90%.

Navrh zpracujte tak, zZe bude obsahovat titulni stranu s udaji o zpracovateli, toto zadani, schéma
zapojeni navrzenych obvodii, hodnoty soucastek, graficka znazornéni vypoctenych charakteristik

zesilovacu (velikosti odrazli a pfenost, zavislosti vytéznosti vyroby na hodnotach soucéstek) a
vykres motivu mikropaskovych vedeni. Parametry tranzistor naleznete na www.mide.cz/spar/.

Poznamka: Obvody se soustfedénymi parametry navrhnéte i v pfipade, kdy vychazeji nerealizovatelné hodnoty.



Z.adani cCislo 25

Navrh uzkopasmového zesilovace

Ukol: Navrhnéte jednostupiiovy tranzistorovy zesilovaé

s tranzistorem atf13336 na frekvenci 13567 MHz. Vstupni a vystupni ptizptisobovaci obvody
proved'te:

a) s diskrétnimi souc¢astkami

b) pomoci tsekit mikropaskového vedeni.

Pokyny k vypracovani:

Zkontrolujte, zda je tranzistor na zadané frekvenci stabilni. Pokud tomu tak neni, pozadejte
cvi¢iciho o zménu zadani.

Mikropaskova vedeni navrhnéte na podlozce o sile h=1 mm, pokovené 20 mikrometrti silnou
vrstvou médi. Relativni permitivita podlozky je rovna 4, ztratovy Cinitel pak 0,001. Pfi navrhu
uvazujte vliv diskontinuit (oteviené konce, odboceni) na vedeni.

Porovnejte mozné alternativy zapojeni. UrCete Sitku pasma pro pokles pienosu -3dB a pasmo, v
némz je prizpusobeni na vstupu a vystupu lepsi nez -20dB. Urcete tolerancni pdsma soucastek
(rozmé&rh vedeni) tak, aby teoreticka vytéZnost vyroby byla alespont 90%.

Navrh zpracujte tak, Ze bude obsahovat titulni stranu s udaji o zpracovateli, toto zadani, schéma
zapojeni navrzenych obvodii, hodnoty soucastek, graficka znazornéni vypoctenych charakteristik

zesilovacu (velikosti odrazli a pfenost, zavislosti vytéznosti vyroby na hodnotach soucéstek) a
vykres motivu mikropaskovych vedeni. Parametry tranzistor naleznete na www.mide.cz/spar/.

Poznamka: Obvody se soustfedénymi parametry navrhnéte i v pfipade, kdy vychazeji nerealizovatelné hodnoty.



Z.adani Cislo 26

Navrh uzkopasmového zesilovace

Ukol: Navrhnéte jednostupiiovy tranzistorovy zesilovaé

s tranzistorem atf45171 na frekvenci 5734 MHz. Vstupni a vystupni pfizpisobovaci obvody
proved'te:

a) s diskrétnimi souc¢astkami

b) pomoci tsekit mikropaskového vedeni.

Pokyny k vypracovani:

Zkontrolujte, zda je tranzistor na zadané frekvenci stabilni. Pokud tomu tak neni, pozadejte
cvi¢iciho o zménu zadani.

Mikropaskova vedeni navrhnéte na podlozce o sile h=1 mm, pokovené 20 mikrometrti silnou
vrstvou médi. Relativni permitivita podlozky je rovna 4, ztratovy Cinitel pak 0,001. Pii navrhu
uvazujte vliv diskontinuit (oteviené konce, odboceni) na vedeni.

Porovnejte mozné alternativy zapojeni. UrCete Sitku pasma pro pokles pienosu -3dB a pasmo, v
némz je prizpusobeni na vstupu a vystupu lepsi nez -20dB. Urcete tolerancni pdsma soucastek
(rozmérh vedeni) tak, aby teoreticka vytéZnost vyroby byla alespont 90%.

Navrh zpracujte tak, ze bude obsahovat titulni stranu s udaji o zpracovateli, toto zadani, schéma
zapojeni navrzenych obvodii, hodnoty soucastek, graficka znazornéni vypoctenych charakteristik

zesilovacu (velikosti odrazli a pfenost, zavislosti vytéznosti vyroby na hodnotach soucéstek) a
vykres motivu mikropaskovych vedeni. Parametry tranzistor naleznete na www.mide.cz/spar/.

Poznamka: Obvody se soustfedénymi parametry navrhnéte i v pfipade, kdy vychazeji nerealizovatelné hodnoty.



Z.adani Cislo 27

Navrh uzkopasmového zesilovace

Ukol: Navrhnéte jednostupiiovy tranzistorovy zesilovaé

s tranzistorem at12535 na frekvenci 9700 MHz. Vstupni a vystupni ptizplisobovaci obvody
proved'te:

a) s diskrétnimi souc¢astkami

b) pomoci tsekit mikropaskového vedeni.

Pokyny k vypracovani:

Zkontrolujte, zda je tranzistor na zadané frekvenci stabilni. Pokud tomu tak neni, pozadejte
cvi¢iciho o zménu zadani.

Mikropaskova vedeni navrhnéte na podlozce o sile h=1 mm, pokovené 20 mikrometrti silnou
vrstvou médi. Relativni permitivita podlozky je rovna 4, ztratovy Cinitel pak 0,001. Pii navrhu
uvazujte vliv diskontinuit (oteviené konce, odboceni) na vedeni.

Porovnejte mozné alternativy zapojeni. UrCete Sitku pasma pro pokles pienosu -3dB a pasmo, v
némz je prizpusobeni na vstupu a vystupu lepsi nez -20dB. Urcete tolerancni pdsma soucastek
(rozmérh vedeni) tak, aby teoreticka vytéZnost vyroby byla alespont 90%.

Navrh zpracujte tak, ze bude obsahovat titulni stranu s udaji o zpracovateli, toto zadani, schéma
zapojeni navrzenych obvodii, hodnoty soucastek, graficka znazornéni vypoctenych charakteristik

zesilovacu (velikosti odrazli a pfenost, zavislosti vytéznosti vyroby na hodnotach soucéstek) a
vykres motivu mikropaskovych vedeni. Parametry tranzistor naleznete na www.mide.cz/spar/.

Poznamka: Obvody se soustfedénymi parametry navrhnéte i v pfipade, kdy vychazeji nerealizovatelné hodnoty.



Z.adani cislo 28

Navrh uzkopasmového zesilovace

Ukol: Navrhnéte jednostupiiovy tranzistorovy zesilovaé

s tranzistorem at12535 na frekvenci 8250 MHz. Vstupni a vystupni ptizpisobovaci obvody
proved'te:

a) s diskrétnimi souc¢astkami

b) pomoci tsekit mikropaskového vedeni.

Pokyny k vypracovani:

Zkontrolujte, zda je tranzistor na zadané frekvenci stabilni. Pokud tomu tak neni, pozadejte
cvi¢iciho o zménu zadani.

Mikropaskova vedeni navrhnéte na podlozce o sile h=1 mm, pokovené 20 mikrometrti silnou
vrstvou médi. Relativni permitivita podlozky je rovna 4, ztratovy Cinitel pak 0,001. Pii navrhu
uvazujte vliv diskontinuit (oteviené konce, odboceni) na vedeni.

Porovnejte mozné alternativy zapojeni. UrCete Sitku pasma pro pokles pienosu -3dB a pasmo, v
némz je prizpusobeni na vstupu a vystupu lepsi nez -20dB. Urcete tolerancni pdsma soucastek
(rozmérh vedeni) tak, aby teoreticka vytéZnost vyroby byla alespont 90%.

Navrh zpracujte tak, Ze bude obsahovat titulni stranu s udaji o zpracovateli, toto zadani, schéma
zapojeni navrzenych obvodii, hodnoty soucastek, graficka znazornéni vypoctenych charakteristik

zesilovacu (velikosti odrazli a pfenost, zavislosti vytéznosti vyroby na hodnotach soucéstek) a
vykres motivu mikropaskovych vedeni. Parametry tranzistor naleznete na www.mide.cz/spar/.

Poznamka: Obvody se soustfedénymi parametry navrhnéte i v pfipade, kdy vychazeji nerealizovatelné hodnoty.



Z.adani cislo 29

Navrh uzkopasmového zesilovace

Ukol: Navrhnéte jednostupiiovy tranzistorovy zesilovaé

s tranzistorem atf26150 na frekvenci 12222 MHz. Vstupni a vystupni pfizptisobovaci obvody
proved'te:

a) s diskrétnimi souc¢astkami

b) pomoci tsekit mikropaskového vedeni.

Pokyny k vypracovani:

Zkontrolujte, zda je tranzistor na zadané frekvenci stabilni. Pokud tomu tak neni, pozadejte
cvi¢iciho o zménu zadani.

Mikropaskova vedeni navrhnéte na podlozce o sile h=1 mm, pokovené 20 mikrometrti silnou
vrstvou médi. Relativni permitivita podlozky je rovna 4, ztratovy Cinitel pak 0,001. Pfi navrhu
uvazujte vliv diskontinuit (oteviené konce, odboceni) na vedeni.

Porovnejte mozné alternativy zapojeni. UrCete Sitku pasma pro pokles pienosu -3dB a pasmo, v
némz je prizpusobeni na vstupu a vystupu lepsi nez -20dB. Urcete tolerancni pdsma soucastek
(rozmérh vedeni) tak, aby teoreticka vytéZnost vyroby byla alespont 90%.

Navrh zpracujte tak, Ze bude obsahovat titulni stranu s udaji o zpracovateli, toto zadani, schéma
zapojeni navrzenych obvodii, hodnoty soucastek, graficka znazornéni vypoctenych charakteristik

zesilovacu (velikosti odrazli a pfenost, zavislosti vytéznosti vyroby na hodnotach soucéstek) a
vykres motivu mikropaskovych vedeni. Parametry tranzistor naleznete na www.mide.cz/spar/.

Poznamka: Obvody se soustfedénymi parametry navrhnéte i v pfipade, kdy vychazeji nerealizovatelné hodnoty.



Z.adani cislo 30

Navrh uzkopasmového zesilovace

Ukol: Navrhnéte jednostupiiovy tranzistorovy zesilovaé

s tranzistorem at60586 na frekvenci 2800 MHz. Vstupni a vystupni ptizpisobovaci obvody
proved'te:

a) s diskrétnimi souc¢astkami

b) pomoci tsekit mikropaskového vedeni.

Pokyny k vypracovani:

Zkontrolujte, zda je tranzistor na zadané frekvenci stabilni. Pokud tomu tak neni, pozadejte
cvi¢iciho o zménu zadani.

Mikropaskova vedeni navrhnéte na podlozce o sile h=1 mm, pokovené 20 mikrometrti silnou
vrstvou médi. Relativni permitivita podlozky je rovna 4, ztratovy Cinitel pak 0,001. Pii navrhu
uvazujte vliv diskontinuit (oteviené konce, odboceni) na vedeni.

Porovnejte mozné alternativy zapojeni. UrCete Sitku pasma pro pokles pienosu -3dB a pasmo, v
némz je prizpusobeni na vstupu a vystupu lepsi nez -20dB. Urcete tolerancni pdsma soucastek
(rozmérh vedeni) tak, aby teoreticka vytéZnost vyroby byla alespont 90%.

Navrh zpracujte tak, zZe bude obsahovat titulni stranu s udaji o zpracovateli, toto zadani, schéma
zapojeni navrzenych obvodii, hodnoty soucastek, graficka znazornéni vypoctenych charakteristik

zesilovacu (velikosti odrazli a pfenost, zavislosti vytéznosti vyroby na hodnotach soucéstek) a
vykres motivu mikropaskovych vedeni. Parametry tranzistor naleznete na www.mide.cz/spar/.

Poznamka: Obvody se soustfedénymi parametry navrhnéte i v pfipade, kdy vychazeji nerealizovatelné hodnoty.



Z.adani cislo 31

Navrh uzkopasmového zesilovace

Ukol: Navrhnéte jednostupiiovy tranzistorovy zesilovaé

s tranzistorem atf45171 na frekvenci 6350 MHz. Vstupni a vystupni pfizpisobovaci obvody
proved'te:

a) s diskrétnimi souc¢astkami

b) pomoci tsekit mikropaskového vedeni.

Pokyny k vypracovani:

Zkontrolujte, zda je tranzistor na zadané frekvenci stabilni. Pokud tomu tak neni, pozadejte
cvi¢iciho o zménu zadani.

Mikropaskova vedeni navrhnéte na podlozce o sile h=1 mm, pokovené 20 mikrometrti silnou
vrstvou médi. Relativni permitivita podlozky je rovna 4, ztratovy Cinitel pak 0,001. Pii navrhu
uvazujte vliv diskontinuit (oteviené konce, odboceni) na vedeni.

Porovnejte mozné alternativy zapojeni. UrCete Sitku pasma pro pokles pienosu -3dB a pasmo, v
némz je prizpusobeni na vstupu a vystupu lepsi nez -20dB. Urcete tolerancni pdsma soucastek
(rozmérh vedeni) tak, aby teoreticka vytéZnost vyroby byla alespont 90%.

Navrh zpracujte tak, ze bude obsahovat titulni stranu s udaji o zpracovateli, toto zadani, schéma
zapojeni navrzenych obvodii, hodnoty soucastek, graficka znazornéni vypoctenych charakteristik

zesilovacu (velikosti odrazli a pfenost, zavislosti vytéznosti vyroby na hodnotach soucéstek) a
vykres motivu mikropaskovych vedeni. Parametry tranzistor naleznete na www.mide.cz/spar/.

Poznamka: Obvody se soustfedénymi parametry navrhnéte i v pfipade, kdy vychazeji nerealizovatelné hodnoty.



Z.adani Cislo 32

Navrh uzkopasmového zesilovace

Ukol: Navrhnéte jednostupiiovy tranzistorovy zesilovaé

s tranzistorem vem905 na frekvenci 11400 MHz. Vstupni a vystupni pfizpusobovaci obvody
proved'te:

a) s diskrétnimi souc¢astkami

b) pomoci tsekit mikropaskového vedeni.

Pokyny k vypracovani:

Zkontrolujte, zda je tranzistor na zadané frekvenci stabilni. Pokud tomu tak neni, pozadejte
cvi¢iciho o zménu zadani.

Mikropaskova vedeni navrhnéte na podlozce o sile h=1 mm, pokovené 20 mikrometrti silnou
vrstvou médi. Relativni permitivita podlozky je rovna 4, ztratovy Cinitel pak 0,001. Pii navrhu
uvazujte vliv diskontinuit (oteviené konce, odboceni) na vedeni.

Porovnejte mozné alternativy zapojeni. UrCete Sitku pasma pro pokles pienosu -3dB a pasmo, v
némz je prizpusobeni na vstupu a vystupu lepsi nez -20dB. Urcete tolerancni pdsma soucastek
(rozmérh vedeni) tak, aby teoreticka vytéZnost vyroby byla alespont 90%.

Navrh zpracujte tak, ze bude obsahovat titulni stranu s udaji o zpracovateli, toto zadani, schéma
zapojeni navrzenych obvodii, hodnoty soucastek, graficka znazornéni vypoctenych charakteristik

zesilovacu (velikosti odrazli a pfenost, zavislosti vytéznosti vyroby na hodnotach soucéstek) a
vykres motivu mikropaskovych vedeni. Parametry tranzistor naleznete na www.mide.cz/spar/.

Poznamka: Obvody se soustfedénymi parametry navrhnéte i v pfipade, kdy vychazeji nerealizovatelné hodnoty.



Z.adani cCislo 33

Navrh uzkopasmového zesilovace

Ukol: Navrhnéte jednostupiiovy tranzistorovy zesilovaé

s tranzistorem atf26150 na frekvenci 15899 MHz. Vstupni a vystupni ptizptisobovaci obvody
proved'te:

a) s diskrétnimi souc¢astkami

b) pomoci tsekit mikropaskového vedeni.

Pokyny k vypracovani:

Zkontrolujte, zda je tranzistor na zadané frekvenci stabilni. Pokud tomu tak neni, pozadejte
cvi¢iciho o zménu zadani.

Mikropaskova vedeni navrhnéte na podlozce o sile h=1 mm, pokovené 20 mikrometrti silnou
vrstvou médi. Relativni permitivita podlozky je rovna 4, ztratovy Cinitel pak 0,001. Pfi navrhu
uvazujte vliv diskontinuit (oteviené konce, odboceni) na vedeni.

Porovnejte mozné alternativy zapojeni. UrCete Sitku pasma pro pokles pienosu -3dB a pasmo, v
némz je prizpusobeni na vstupu a vystupu lepsi nez -20dB. Urcete tolerancni pdsma soucastek
(rozmérh vedeni) tak, aby teoreticka vytéZnost vyroby byla alespont 90%.

Navrh zpracujte tak, Ze bude obsahovat titulni stranu s udaji o zpracovateli, toto zadani, schéma
zapojeni navrzenych obvodii, hodnoty soucastek, graficka znazornéni vypoctenych charakteristik

zesilovacu (velikosti odrazli a pfenost, zavislosti vytéznosti vyroby na hodnotach soucéstek) a
vykres motivu mikropaskovych vedeni. Parametry tranzistor naleznete na www.mide.cz/spar/.

Poznamka: Obvody se soustfedénymi parametry navrhnéte i v pfipade, kdy vychazeji nerealizovatelné hodnoty.



Z.adani c¢islo 34

Navrh uzkopasmového zesilovace

Ukol: Navrhnéte jednostupiiovy tranzistorovy zesilovaé

s tranzistorem atf26884 na frekvenci 12629 MHz. Vstupni a vystupni pfizptisobovaci obvody
proved'te:

a) s diskrétnimi souc¢astkami

b) pomoci tsekit mikropaskového vedeni.

Pokyny k vypracovani:

Zkontrolujte, zda je tranzistor na zadané frekvenci stabilni. Pokud tomu tak neni, pozadejte
cvi¢iciho o zménu zadani.

Mikropaskova vedeni navrhnéte na podlozce o sile h=1 mm, pokovené 20 mikrometrti silnou
vrstvou médi. Relativni permitivita podlozky je rovna 4, ztratovy Cinitel pak 0,001. Pfi navrhu
uvazujte vliv diskontinuit (oteviené konce, odboceni) na vedeni.

Porovnejte mozné alternativy zapojeni. UrCete Sitku pasma pro pokles pienosu -3dB a pasmo, v
némz je prizpusobeni na vstupu a vystupu lepsi nez -20dB. Urcete tolerancni pdsma soucastek
(rozmérh vedeni) tak, aby teoreticka vytéZnost vyroby byla alespont 90%.

Navrh zpracujte tak, Ze bude obsahovat titulni stranu s udaji o zpracovateli, toto zadani, schéma
zapojeni navrzenych obvodii, hodnoty soucastek, graficka znazornéni vypoctenych charakteristik

zesilovacu (velikosti odrazli a pfenost, zavislosti vytéznosti vyroby na hodnotach soucéstek) a
vykres motivu mikropaskovych vedeni. Parametry tranzistor naleznete na www.mide.cz/spar/.

Poznamka: Obvody se soustfedénymi parametry navrhnéte i v pfipade, kdy vychazeji nerealizovatelné hodnoty.



Z.adani cCislo 35

Navrh uzkopasmového zesilovace

Ukol: Navrhnéte jednostupiiovy tranzistorovy zesilovaé

s tranzistorem atf35376 na frekvenci 16444 MHz. Vstupni a vystupni pfizptisobovaci obvody
proved'te:

a) s diskrétnimi souc¢astkami

b) pomoci tsekit mikropaskového vedeni.

Pokyny k vypracovani:

Zkontrolujte, zda je tranzistor na zadané frekvenci stabilni. Pokud tomu tak neni, pozadejte
cvi¢iciho o zménu zadani.

Mikropaskova vedeni navrhnéte na podlozce o sile h=1 mm, pokovené 20 mikrometrti silnou
vrstvou médi. Relativni permitivita podlozky je rovna 4, ztratovy Cinitel pak 0,001. Pfi navrhu
uvazujte vliv diskontinuit (oteviené konce, odboceni) na vedeni.

Porovnejte mozné alternativy zapojeni. UrCete Sitku pasma pro pokles pienosu -3dB a pasmo, v
némz je prizpusobeni na vstupu a vystupu lepsi nez -20dB. Urcete tolerancni pdsma soucastek
(rozmérh vedeni) tak, aby teoreticka vytéZnost vyroby byla alespont 90%.

Navrh zpracujte tak, zZe bude obsahovat titulni stranu s udaji o zpracovateli, toto zadani, schéma
zapojeni navrzenych obvodii, hodnoty soucastek, graficka znazornéni vypoctenych charakteristik

zesilovacu (velikosti odrazl a pfenost, zavislosti vytéznosti vyroby na hodnotach soucéstek) a
vykres motivu mikropaskovych vedeni. Parametry tranzistor naleznete na www.mide.cz/spar/.

Poznamka: Obvody se soustfedénymi parametry navrhnéte i v pfipad€, kdy vychazeji nerealizovatelné hodnoty.



Z.adani cCislo 36

Navrh uzkopasmového zesilovace

Ukol: Navrhnéte jednostupiiovy tranzistorovy zesilovaé

s tranzistorem A60200a na frekvenci 3250 MHz. Vstupni a vystupni ptizpisobovaci obvody
proved'te:

a) s diskrétnimi souc¢astkami

b) pomoci tsekit mikropaskového vedeni.

Pokyny k vypracovani:

Zkontrolujte, zda je tranzistor na zadané frekvenci stabilni. Pokud tomu tak neni, pozadejte
cvi¢iciho o zménu zadani.

Mikropaskova vedeni navrhnéte na podlozce o sile h=1 mm, pokovené 20 mikrometrti silnou
vrstvou médi. Relativni permitivita podlozky je rovna 4, ztratovy Cinitel pak 0,001. Pii navrhu
uvazujte vliv diskontinuit (oteviené konce, odboceni) na vedeni.

Porovnejte mozné alternativy zapojeni. UrCete Sitku pasma pro pokles pienosu -3dB a pasmo, v
némz je prizpusobeni na vstupu a vystupu lepsi nez -20dB. Urcete tolerancni pdsma soucastek
(rozmérh vedeni) tak, aby teoreticka vytéZnost vyroby byla alespont 90%.

Navrh zpracujte tak, Ze bude obsahovat titulni stranu s udaji o zpracovateli, toto zadani, schéma
zapojeni navrzenych obvodii, hodnoty soucastek, graficka znazornéni vypoctenych charakteristik

zesilovacu (velikosti odrazli a pfenost, zavislosti vytéznosti vyroby na hodnotach soucéstek) a
vykres motivu mikropaskovych vedeni. Parametry tranzistor naleznete na www.mide.cz/spar/.

Poznamka: Obvody se soustfedénymi parametry navrhnéte i v pfipade, kdy vychazeji nerealizovatelné hodnoty.



Z.adani cCislo 37

Navrh uzkopasmového zesilovace

Ukol: Navrhnéte jednostupiiovy tranzistorovy zesilovaé

s tranzistorem atf21100 na frekvenci 7200 MHz. Vstupni a vystupni pfizpisobovaci obvody
proved'te:

a) s diskrétnimi souc¢astkami

b) pomoci tsekit mikropaskového vedeni.

Pokyny k vypracovani:

Zkontrolujte, zda je tranzistor na zadané frekvenci stabilni. Pokud tomu tak neni, pozadejte
cvi¢iciho o zménu zadani.

Mikropaskova vedeni navrhnéte na podlozce o sile h=1 mm, pokovené 20 mikrometrti silnou
vrstvou médi. Relativni permitivita podlozky je rovna 4, ztratovy Cinitel pak 0,001. Pii navrhu
uvazujte vliv diskontinuit (oteviené konce, odboceni) na vedeni.

Porovnejte mozné alternativy zapojeni. UrCete Sitku pasma pro pokles pienosu -3dB a pasmo, v
némz je prizpusobeni na vstupu a vystupu lepsi nez -20dB. Urcete tolerancni pdsma soucastek
(rozmérh vedeni) tak, aby teoreticka vytéZnost vyroby byla alespont 90%.

Navrh zpracujte tak, ze bude obsahovat titulni stranu s udaji o zpracovateli, toto zadani, schéma
zapojeni navrzenych obvodii, hodnoty soucastek, graficka znazornéni vypoctenych charakteristik

zesilovacu (velikosti odrazli a pfenost, zavislosti vytéznosti vyroby na hodnotach soucéstek) a
vykres motivu mikropaskovych vedeni. Parametry tranzistor naleznete na www.mide.cz/spar/.

Poznamka: Obvody se soustfedénymi parametry navrhnéte i v pfipade, kdy vychazeji nerealizovatelné hodnoty.



Z.adani cCislo 38

Navrh uzkopasmového zesilovace

Ukol: Navrhnéte jednostupiiovy tranzistorovy zesilovaé

s tranzistorem atf26884 na frekvenci 16205 MHz. Vstupni a vystupni ptizptisobovaci obvody
proved'te:

a) s diskrétnimi souc¢astkami

b) pomoci tsekit mikropaskového vedeni.

Pokyny k vypracovani:

Zkontrolujte, zda je tranzistor na zadané frekvenci stabilni. Pokud tomu tak neni, pozadejte
cvi¢iciho o zménu zadani.

Mikropaskova vedeni navrhnéte na podlozce o sile h=1 mm, pokovené 20 mikrometrti silnou
vrstvou médi. Relativni permitivita podlozky je rovna 4, ztratovy Cinitel pak 0,001. Pfi navrhu
uvazujte vliv diskontinuit (oteviené konce, odboceni) na vedeni.

Porovnejte mozné alternativy zapojeni. UrCete Sitku pasma pro pokles pienosu -3dB a pasmo, v
némz je prizpusobeni na vstupu a vystupu lepsi nez -20dB. Urcete tolerancni pdsma soucastek
(rozmérh vedeni) tak, aby teoreticka vytéZnost vyroby byla alespont 90%.

Navrh zpracujte tak, Ze bude obsahovat titulni stranu s udaji o zpracovateli, toto zadani, schéma
zapojeni navrzenych obvodii, hodnoty soucastek, graficka znazornéni vypoctenych charakteristik

zesilovacu (velikosti odrazli a pfenost, zavislosti vytéznosti vyroby na hodnotach soucéstek) a
vykres motivu mikropaskovych vedeni. Parametry tranzistor naleznete na www.mide.cz/spar/.

Poznamka: Obvody se soustfedénymi parametry navrhnéte i v pfipad€, kdy vychazeji nerealizovatelné hodnoty.



Z.adani cislo 39

Navrh uzkopasmového zesilovace

Ukol: Navrhnéte jednostupiiovy tranzistorovy zesilovaé

s tranzistorem atf14484 na frekvenci 13643 MHz. Vstupni a vystupni pfizptisobovaci obvody
proved'te:

a) s diskrétnimi souc¢astkami

b) pomoci tsekit mikropaskového vedeni.

Pokyny k vypracovani:

Zkontrolujte, zda je tranzistor na zadané frekvenci stabilni. Pokud tomu tak neni, pozadejte
cvi¢iciho o zménu zadani.

Mikropaskova vedeni navrhnéte na podlozce o sile h=1 mm, pokovené 20 mikrometrti silnou
vrstvou médi. Relativni permitivita podlozky je rovna 4, ztratovy Cinitel pak 0,001. Pfi navrhu
uvazujte vliv diskontinuit (oteviené konce, odboceni) na vedeni.

Porovnejte mozné alternativy zapojeni. UrCete Sitku pasma pro pokles pienosu -3dB a pasmo, v
némz je prizpusobeni na vstupu a vystupu lepsi nez -20dB. Urcete tolerancni pdsma soucastek
(rozmé&rh vedeni) tak, aby teoreticka vytéZnost vyroby byla alespont 90%.

Navrh zpracujte tak, Ze bude obsahovat titulni stranu s udaji o zpracovateli, toto zadani, schéma
zapojeni navrzenych obvodii, hodnoty soucastek, graficka znazornéni vypoctenych charakteristik

zesilovacu (velikosti odrazli a pfenost, zavislosti vytéznosti vyroby na hodnotach soucéstek) a
vykres motivu mikropaskovych vedeni. Parametry tranzistor naleznete na www.mide.cz/spar/.

Poznamka: Obvody se soustfedénymi parametry navrhnéte i v pfipade, kdy vychazeji nerealizovatelné hodnoty.



Z.adani cislo 40

Navrh uzkopasmového zesilovace

Ukol: Navrhnéte jednostupiiovy tranzistorovy zesilovaé

s tranzistorem A60200a na frekvenci 3350 MHz. Vstupni a vystupni ptizpisobovaci obvody
proved'te:

a) s diskrétnimi souc¢astkami

b) pomoci tsekit mikropaskového vedeni.

Pokyny k vypracovani:

Zkontrolujte, zda je tranzistor na zadané frekvenci stabilni. Pokud tomu tak neni, pozadejte
cvi¢iciho o zménu zadani.

Mikropaskova vedeni navrhnéte na podlozce o sile h=1 mm, pokovené 20 mikrometrti silnou
vrstvou médi. Relativni permitivita podlozky je rovna 4, ztratovy Cinitel pak 0,001. Pfi navrhu
uvazujte vliv diskontinuit (oteviené konce, odboceni) na vedeni.

Porovnejte mozné alternativy zapojeni. UrCete Sitku pasma pro pokles pienosu -3dB a pasmo, v
némz je prizpusobeni na vstupu a vystupu lepsi nez -20dB. Urcete tolerancni pdsma soucastek
(rozmérh vedeni) tak, aby teoreticka vytéZnost vyroby byla alespont 90%.

Navrh zpracujte tak, zZe bude obsahovat titulni stranu s udaji o zpracovateli, toto zadani, schéma
zapojeni navrzenych obvodii, hodnoty soucastek, graficka znazornéni vypoctenych charakteristik

zesilovacu (velikosti odrazl a pfenost, zavislosti vytéznosti vyroby na hodnotach soucéstek) a
vykres motivu mikropaskovych vedeni. Parametry tranzistor naleznete na www.mide.cz/spar/.

Poznamka: Obvody se soustfedénymi parametry navrhnéte i v pfipade, kdy vychazeji nerealizovatelné hodnoty.



Z.adani cCislo 41

Navrh uzkopasmového zesilovace

Ukol: Navrhnéte jednostupiiovy tranzistorovy zesilovaé

s tranzistorem atf26150 na frekvenci 13254 MHz. Vstupni a vystupni pfizptisobovaci obvody
proved'te:

a) s diskrétnimi souc¢astkami

b) pomoci tsekit mikropaskového vedeni.

Pokyny k vypracovani:

Zkontrolujte, zda je tranzistor na zadané frekvenci stabilni. Pokud tomu tak neni, pozadejte
cvi¢iciho o zménu zadani.

Mikropaskova vedeni navrhnéte na podlozce o sile h=1 mm, pokovené 20 mikrometrti silnou
vrstvou médi. Relativni permitivita podlozky je rovna 4, ztratovy Cinitel pak 0,001. Pfi navrhu
uvazujte vliv diskontinuit (oteviené konce, odboceni) na vedeni.

Porovnejte mozné alternativy zapojeni. UrCete Sitku pasma pro pokles pienosu -3dB a pasmo, v
némz je prizpusobeni na vstupu a vystupu lepsi nez -20dB. Urcete tolerancni pdsma soucastek
(rozmérh vedeni) tak, aby teoreticka vytéZnost vyroby byla alespont 90%.

Navrh zpracujte tak, zZe bude obsahovat titulni stranu s udaji o zpracovateli, toto zadani, schéma
zapojeni navrzenych obvodii, hodnoty soucastek, graficka znazornéni vypoctenych charakteristik

zesilovacu (velikosti odrazl a pfenost, zavislosti vytéznosti vyroby na hodnotach soucéstek) a
vykres motivu mikropaskovych vedeni. Parametry tranzistor naleznete na www.mide.cz/spar/.

Poznamka: Obvody se soustfedénymi parametry navrhnéte i v pfipade, kdy vychazeji nerealizovatelné hodnoty.



Z.adani Cislo 42

Navrh uzkopasmového zesilovace

Ukol: Navrhnéte jednostupiiovy tranzistorovy zesilovaé

s tranzistorem atf26350 na frekvenci 12450 MHz. Vstupni a vystupni pfizptisobovaci obvody
proved'te:

a) s diskrétnimi souc¢astkami

b) pomoci tsekit mikropaskového vedeni.

Pokyny k vypracovani:

Zkontrolujte, zda je tranzistor na zadané frekvenci stabilni. Pokud tomu tak neni, pozadejte
cvi¢iciho o zménu zadani.

Mikropaskova vedeni navrhnéte na podlozce o sile h=1 mm, pokovené 20 mikrometrti silnou
vrstvou médi. Relativni permitivita podlozky je rovna 4, ztratovy Cinitel pak 0,001. Pfi navrhu
uvazujte vliv diskontinuit (oteviené konce, odboceni) na vedeni.

Porovnejte mozné alternativy zapojeni. UrCete Sitku pasma pro pokles pienosu -3dB a pasmo, v
némz je prizpusobeni na vstupu a vystupu lepsi nez -20dB. Urcete tolerancni pdsma soucastek
(rozmérh vedeni) tak, aby teoreticka vytéZnost vyroby byla alespont 90%.

Navrh zpracujte tak, Ze bude obsahovat titulni stranu s udaji o zpracovateli, toto zadani, schéma
zapojeni navrzenych obvodii, hodnoty soucastek, graficka znazornéni vypoctenych charakteristik

zesilovacu (velikosti odrazli a pfenost, zavislosti vytéznosti vyroby na hodnotach soucéstek) a
vykres motivu mikropaskovych vedeni. Parametry tranzistor naleznete na www.mide.cz/spar/.

Poznamka: Obvody se soustfedénymi parametry navrhnéte i v pfipade, kdy vychazeji nerealizovatelné hodnoty.



Z.adani cislo 43

Navrh uzkopasmového zesilovace

Ukol: Navrhnéte jednostupiiovy tranzistorovy zesilovaé

s tranzistorem vem905 na frekvenci 8202 MHz. Vstupni a vystupni ptizptisobovaci obvody
proved'te:

a) s diskrétnimi souc¢astkami

b) pomoci tsekit mikropaskového vedeni.

Pokyny k vypracovani:

Zkontrolujte, zda je tranzistor na zadané frekvenci stabilni. Pokud tomu tak neni, pozadejte
cvi¢iciho o zménu zadani.

Mikropaskova vedeni navrhnéte na podlozce o sile h=1 mm, pokovené 20 mikrometrti silnou
vrstvou médi. Relativni permitivita podlozky je rovna 4, ztratovy Cinitel pak 0,001. Pii navrhu
uvazujte vliv diskontinuit (oteviené konce, odboceni) na vedeni.

Porovnejte mozné alternativy zapojeni. UrCete Sitku pasma pro pokles pienosu -3dB a pasmo, v
némz je prizpusobeni na vstupu a vystupu lepsi nez -20dB. Urcete tolerancni pdsma soucastek
(rozmérh vedeni) tak, aby teoreticka vytéZnost vyroby byla alespont 90%.

Navrh zpracujte tak, zZe bude obsahovat titulni stranu s udaji o zpracovateli, toto zadani, schéma
zapojeni navrzenych obvodii, hodnoty soucastek, graficka znazornéni vypoctenych charakteristik

zesilovacu (velikosti odrazli a pfenost, zavislosti vytéznosti vyroby na hodnotach soucéstek) a
vykres motivu mikropaskovych vedeni. Parametry tranzistor naleznete na www.mide.cz/spar/.

Poznamka: Obvody se soustfedénymi parametry navrhnéte i v pfipade, kdy vychazeji nerealizovatelné hodnoty.



Z.adani cislo 44

Navrh uzkopasmového zesilovace

Ukol: Navrhnéte jednostupiiovy tranzistorovy zesilovaé

s tranzistorem atf13136 na frekvenci 11000 MHz. Vstupni a vystupni pfizptisobovaci obvody
proved'te:

a) s diskrétnimi souc¢astkami

b) pomoci tsekit mikropaskového vedeni.

Pokyny k vypracovani:

Zkontrolujte, zda je tranzistor na zadané frekvenci stabilni. Pokud tomu tak neni, pozadejte
cvi¢iciho o zménu zadani.

Mikropaskova vedeni navrhnéte na podlozce o sile h=1 mm, pokovené 20 mikrometrti silnou
vrstvou médi. Relativni permitivita podlozky je rovna 4, ztratovy Cinitel pak 0,001. Pfi navrhu
uvazujte vliv diskontinuit (oteviené konce, odboceni) na vedeni.

Porovnejte mozné alternativy zapojeni. UrCete Sitku pasma pro pokles pienosu -3dB a pasmo, v
némz je prizpusobeni na vstupu a vystupu lepsi nez -20dB. Urcete tolerancni pdsma soucastek
(rozmérh vedeni) tak, aby teoreticka vytéZnost vyroby byla alespont 90%.

Navrh zpracujte tak, Ze bude obsahovat titulni stranu s udaji o zpracovateli, toto zadani, schéma
zapojeni navrzenych obvodii, hodnoty soucastek, graficka znazornéni vypoctenych charakteristik

zesilovacu (velikosti odrazli a pfenost, zavislosti vytéznosti vyroby na hodnotach soucéstek) a
vykres motivu mikropaskovych vedeni. Parametry tranzistor naleznete na www.mide.cz/spar/.

Poznamka: Obvody se soustfedénymi parametry navrhnéte i v pfipade, kdy vychazeji nerealizovatelné hodnoty.



Z.adani cCislo 45

Navrh uzkopasmového zesilovace

Ukol: Navrhnéte jednostupiiovy tranzistorovy zesilovaé

s tranzistorem nec70000 na frekvenci 20701 MHz. Vstupni a vystupni ptizplisobovaci obvody
proved'te:

a) s diskrétnimi souc¢astkami

b) pomoci tsekil mikropaskového vedeni.

Pokyny k vypracovani:

Zkontrolujte, zda je tranzistor na zadané frekvenci stabilni. Pokud tomu tak neni, pozadejte
cvi¢iciho o zménu zadani.

Mikropaskova vedeni navrhnéte na podlozce o sile h=1 mm, pokovené 20 mikrometrti silnou
vrstvou médi. Relativni permitivita podlozky je rovna 4, ztratovy Cinitel pak 0,001. Pfi navrhu
uvazujte vliv diskontinuit (oteviené konce, odboceni) na vedeni.

Porovnejte mozné alternativy zapojeni. UrCete Sitku pasma pro pokles pienosu -3dB a pasmo, v
némz je prizpusobeni na vstupu a vystupu lepsi nez -20dB. Urcete tolerancni pdsma soucastek
(rozmérh vedeni) tak, aby teoreticka vytéZnost vyroby byla alespont 90%.

Navrh zpracujte tak, Ze bude obsahovat titulni stranu s udaji o zpracovateli, toto zadani, schéma
zapojeni navrzenych obvodii, hodnoty soucastek, graficka znazornéni vypoctenych charakteristik

zesilovacu (velikosti odrazli a pfenost, zavislosti vytéznosti vyroby na hodnotach soucéstek) a
vykres motivu mikropaskovych vedeni. Parametry tranzistor naleznete na www.mide.cz/spar/.

Poznamka: Obvody se soustfedénymi parametry navrhnéte i v pfipade, kdy vychazeji nerealizovatelné hodnoty.



Z.adani Cislo 46

Navrh uzkopasmového zesilovace

Ukol: Navrhnéte jednostupiiovy tranzistorovy zesilovaé

s tranzistorem atf13284 na frekvenci 11200 MHz. Vstupni a vystupni pfizptisobovaci obvody
proved'te:

a) s diskrétnimi souc¢astkami

b) pomoci tsekit mikropaskového vedeni.

Pokyny k vypracovani:

Zkontrolujte, zda je tranzistor na zadané frekvenci stabilni. Pokud tomu tak neni, pozadejte
cvi¢iciho o zménu zadani.

Mikropaskova vedeni navrhnéte na podlozce o sile h=1 mm, pokovené 20 mikrometrti silnou
vrstvou médi. Relativni permitivita podlozky je rovna 4, ztratovy Cinitel pak 0,001. Pfi navrhu
uvazujte vliv diskontinuit (oteviené konce, odboceni) na vedeni.

Porovnejte mozné alternativy zapojeni. UrCete Sitku pasma pro pokles pienosu -3dB a pasmo, v
némz je prizpusobeni na vstupu a vystupu lepsi nez -20dB. Urcete tolerancni pdsma soucastek
(rozmérh vedeni) tak, aby teoreticka vytéZnost vyroby byla alespont 90%.

Navrh zpracujte tak, Ze bude obsahovat titulni stranu s udaji o zpracovateli, toto zadani, schéma
zapojeni navrzenych obvodii, hodnoty soucastek, graficka znazornéni vypoctenych charakteristik

zesilovacu (velikosti odrazli a pfenost, zavislosti vytéznosti vyroby na hodnotach soucéstek) a
vykres motivu mikropaskovych vedeni. Parametry tranzistor naleznete na www.mide.cz/spar/.

Poznamka: Obvody se soustfedénymi parametry navrhnéte i v pfipade, kdy vychazeji nerealizovatelné hodnoty.



Z.adani Cislo 47

Navrh uzkopasmového zesilovace

Ukol: Navrhnéte jednostupiiovy tranzistorovy zesilovaé

s tranzistorem atf13136 na frekvenci 12100 MHz. Vstupni a vystupni ptizptisobovaci obvody
proved'te:

a) s diskrétnimi souc¢astkami

b) pomoci tsekit mikropaskového vedeni.

Pokyny k vypracovani:

Zkontrolujte, zda je tranzistor na zadané frekvenci stabilni. Pokud tomu tak neni, pozadejte
cvi¢iciho o zménu zadani.

Mikropaskova vedeni navrhnéte na podlozce o sile h=1 mm, pokovené 20 mikrometrti silnou
vrstvou médi. Relativni permitivita podlozky je rovna 4, ztratovy Cinitel pak 0,001. Pfi navrhu
uvazujte vliv diskontinuit (oteviené konce, odboceni) na vedeni.

Porovnejte mozné alternativy zapojeni. UrCete Sitku pasma pro pokles pienosu -3dB a pasmo, v
némz je prizpusobeni na vstupu a vystupu lepsi nez -20dB. Urcete tolerancni pdsma soucastek
(rozmérh vedeni) tak, aby teoreticka vytéZnost vyroby byla alespont 90%.

Navrh zpracujte tak, Ze bude obsahovat titulni stranu s udaji o zpracovateli, toto zadani, schéma
zapojeni navrzenych obvodii, hodnoty soucastek, graficka znazornéni vypoctenych charakteristik

zesilovacu (velikosti odrazli a pfenost, zavislosti vytéznosti vyroby na hodnotach soucéstek) a
vykres motivu mikropaskovych vedeni. Parametry tranzistor naleznete na www.mide.cz/spar/.

Poznamka: Obvody se soustfedénymi parametry navrhnéte i v pfipade, kdy vychazeji nerealizovatelné hodnoty.



Z.adani cislo 48

Navrh uzkopasmového zesilovace

Ukol: Navrhnéte jednostupiiovy tranzistorovy zesilovaé

s tranzistorem nec70000 na frekvenci 19707 MHz. Vstupni a vystupni ptizplisobovaci obvody
proved'te:

a) s diskrétnimi souc¢astkami

b) pomoci tsekit mikropaskového vedeni.

Pokyny k vypracovani:

Zkontrolujte, zda je tranzistor na zadané frekvenci stabilni. Pokud tomu tak neni, pozadejte
cvi¢iciho o zménu zadani.

Mikropaskova vedeni navrhnéte na podlozce o sile h=1 mm, pokovené 20 mikrometrti silnou
vrstvou médi. Relativni permitivita podlozky je rovna 4, ztratovy Cinitel pak 0,001. Pfi navrhu
uvazujte vliv diskontinuit (oteviené konce, odboceni) na vedeni.

Porovnejte mozné alternativy zapojeni. UrCete Sitku pasma pro pokles pienosu -3dB a pasmo, v
némz je prizpusobeni na vstupu a vystupu lepsi nez -20dB. Urcete tolerancni pdsma soucastek
(rozmérh vedeni) tak, aby teoreticka vytéZnost vyroby byla alespont 90%.

Navrh zpracujte tak, Ze bude obsahovat titulni stranu s udaji o zpracovateli, toto zadani, schéma
zapojeni navrzenych obvodii, hodnoty soucastek, graficka znazornéni vypoctenych charakteristik

zesilovacu (velikosti odrazli a pfenost, zavislosti vytéznosti vyroby na hodnotach soucéstek) a
vykres motivu mikropaskovych vedeni. Parametry tranzistor naleznete na www.mide.cz/spar/.

Poznamka: Obvody se soustfedénymi parametry navrhnéte i v pfipade, kdy vychazeji nerealizovatelné hodnoty.



Z.adani cislo 49

Navrh uzkopasmového zesilovace

Ukol: Navrhnéte jednostupiiovy tranzistorovy zesilovaé

s tranzistorem atf14484 na frekvenci 16321 MHz. Vstupni a vystupni pfizptisobovaci obvody
proved'te:

a) s diskrétnimi souc¢astkami

b) pomoci tsekit mikropaskového vedeni.

Pokyny k vypracovani:

Zkontrolujte, zda je tranzistor na zadané frekvenci stabilni. Pokud tomu tak neni, pozadejte
cvi¢iciho o zménu zadani.

Mikropaskova vedeni navrhnéte na podlozce o sile h=1 mm, pokovené 20 mikrometrti silnou
vrstvou médi. Relativni permitivita podlozky je rovna 4, ztratovy Cinitel pak 0,001. Pfi navrhu
uvazujte vliv diskontinuit (oteviené konce, odboceni) na vedeni.

Porovnejte mozné alternativy zapojeni. UrCete Sitku pasma pro pokles pienosu -3dB a pasmo, v
némz je prizpusobeni na vstupu a vystupu lepsi nez -20dB. Urcete tolerancni pdsma soucastek
(rozmérh vedeni) tak, aby teoreticka vytéZnost vyroby byla alespont 90%.

Navrh zpracujte tak, Ze bude obsahovat titulni stranu s udaji o zpracovateli, toto zadani, schéma
zapojeni navrzenych obvodii, hodnoty soucastek, graficka znazornéni vypoctenych charakteristik

zesilovacu (velikosti odrazli a pfenost, zavislosti vytéznosti vyroby na hodnotach soucéstek) a
vykres motivu mikropaskovych vedeni. Parametry tranzistor naleznete na www.mide.cz/spar/.

Poznamka: Obvody se soustfedénymi parametry navrhnéte i v pfipad€, kdy vychazeji nerealizovatelné hodnoty.



Z.adani cislo 50

Navrh uzkopasmového zesilovace

Ukol: Navrhnéte jednostupiiovy tranzistorovy zesilovaé

s tranzistorem A60200a na frekvenci 4230 MHz. Vstupni a vystupni ptizpisobovaci obvody
proved'te:

a) s diskrétnimi souc¢astkami

b) pomoci tsekit mikropaskového vedeni.

Pokyny k vypracovani:

Zkontrolujte, zda je tranzistor na zadané frekvenci stabilni. Pokud tomu tak neni, pozadejte
cvi¢iciho o zménu zadani.

Mikropaskova vedeni navrhnéte na podlozce o sile h=1 mm, pokovené 20 mikrometrti silnou
vrstvou médi. Relativni permitivita podlozky je rovna 4, ztratovy Cinitel pak 0,001. Pii navrhu
uvazujte vliv diskontinuit (oteviené konce, odboceni) na vedeni.

Porovnejte mozné alternativy zapojeni. UrCete Sitku pasma pro pokles pienosu -3dB a pasmo, v
némz je prizpusobeni na vstupu a vystupu lepsi nez -20dB. Urcete tolerancni pdsma soucastek
(rozmérh vedeni) tak, aby teoreticka vytéZnost vyroby byla alespont 90%.

Navrh zpracujte tak, Ze bude obsahovat titulni stranu s udaji o zpracovateli, toto zadani, schéma
zapojeni navrzenych obvodii, hodnoty soucastek, graficka znazornéni vypoctenych charakteristik

zesilovacu (velikosti odrazli a pfenost, zavislosti vytéznosti vyroby na hodnotach soucéstek) a
vykres motivu mikropaskovych vedeni. Parametry tranzistor naleznete na www.mide.cz/spar/.

Poznamka: Obvody se soustfedénymi parametry navrhnéte i v pfipade, kdy vychazeji nerealizovatelné hodnoty.



Z.adani cCislo 51

Navrh uzkopasmového zesilovace

Ukol: Navrhnéte jednostupiiovy tranzistorovy zesilovaé

s tranzistorem at21400 na frekvenci 5500 MHz. Vstupni a vystupni ptizpisobovaci obvody
proved'te:

a) s diskrétnimi souc¢astkami

b) pomoci tsekit mikropaskového vedeni.

Pokyny k vypracovani:

Zkontrolujte, zda je tranzistor na zadané frekvenci stabilni. Pokud tomu tak neni, pozadejte
cvi¢iciho o zménu zadani.

Mikropaskova vedeni navrhnéte na podlozce o sile h=1 mm, pokovené 20 mikrometrti silnou
vrstvou médi. Relativni permitivita podlozky je rovna 4, ztratovy Cinitel pak 0,001. Pii navrhu
uvazujte vliv diskontinuit (oteviené konce, odboceni) na vedeni.

Porovnejte mozné alternativy zapojeni. UrCete Sitku pasma pro pokles pienosu -3dB a pasmo, v
némz je prizpusobeni na vstupu a vystupu lepsi nez -20dB. Urcete tolerancni pdsma soucastek
(rozmérh vedeni) tak, aby teoreticka vytéZnost vyroby byla alespont 90%.

Navrh zpracujte tak, zZe bude obsahovat titulni stranu s udaji o zpracovateli, toto zadani, schéma
zapojeni navrzenych obvodii, hodnoty soucastek, graficka znazornéni vypoctenych charakteristik

zesilovacu (velikosti odrazli a pfenost, zavislosti vytéznosti vyroby na hodnotach soucéstek) a
vykres motivu mikropaskovych vedeni. Parametry tranzistor naleznete na www.mide.cz/spar/.

Poznamka: Obvody se soustfedénymi parametry navrhnéte i v pfipade, kdy vychazeji nerealizovatelné hodnoty.



Z.adani cCislo 52

Navrh uzkopasmového zesilovace

Ukol: Navrhnéte jednostupiiovy tranzistorovy zesilovaé

s tranzistorem at12535 na frekvenci 8030 MHz. Vstupni a vystupni ptizplisobovaci obvody
proved'te:

a) s diskrétnimi souc¢astkami

b) pomoci tsekit mikropaskového vedeni.

Pokyny k vypracovani:

Zkontrolujte, zda je tranzistor na zadané frekvenci stabilni. Pokud tomu tak neni, pozadejte
cvi¢iciho o zménu zadani.

Mikropaskova vedeni navrhnéte na podlozce o sile h=1 mm, pokovené 20 mikrometrti silnou
vrstvou médi. Relativni permitivita podlozky je rovna 4, ztratovy Cinitel pak 0,001. Pii navrhu
uvazujte vliv diskontinuit (oteviené konce, odboceni) na vedeni.

Porovnejte mozné alternativy zapojeni. UrCete Sitku pasma pro pokles pienosu -3dB a pasmo, v
némz je prizpusobeni na vstupu a vystupu lepsi nez -20dB. Urcete tolerancni pdsma soucastek
(rozmérh vedeni) tak, aby teoreticka vytéZnost vyroby byla alespont 90%.

Navrh zpracujte tak, ze bude obsahovat titulni stranu s udaji o zpracovateli, toto zadani, schéma
zapojeni navrzenych obvodii, hodnoty soucastek, graficka znazornéni vypoctenych charakteristik

zesilovacu (velikosti odrazli a pfenost, zavislosti vytéznosti vyroby na hodnotach soucéstek) a
vykres motivu mikropaskovych vedeni. Parametry tranzistor naleznete na www.mide.cz/spar/.

Poznamka: Obvody se soustfedénymi parametry navrhnéte i v pfipade, kdy vychazeji nerealizovatelné hodnoty.



Z.adani cCislo 53

Navrh uzkopasmového zesilovace

Ukol: Navrhnéte jednostupiiovy tranzistorovy zesilovaé

s tranzistorem A60200a na frekvenci 4550 MHz. Vstupni a vystupni ptizpisobovaci obvody
proved'te:

a) s diskrétnimi souc¢astkami

b) pomoci tsekit mikropaskového vedeni.

Pokyny k vypracovani:

Zkontrolujte, zda je tranzistor na zadané frekvenci stabilni. Pokud tomu tak neni, pozadejte
cvi¢iciho o zménu zadani.

Mikropaskova vedeni navrhnéte na podlozce o sile h=1 mm, pokovené 20 mikrometrti silnou
vrstvou médi. Relativni permitivita podlozky je rovna 4, ztratovy Cinitel pak 0,001. Pii navrhu
uvazujte vliv diskontinuit (oteviené konce, odboceni) na vedeni.

Porovnejte mozné alternativy zapojeni. UrCete Sitku pasma pro pokles pienosu -3dB a pasmo, v
némz je prizpusobeni na vstupu a vystupu lepsi nez -20dB. Urcete tolerancni pdsma soucastek
(rozmérh vedeni) tak, aby teoreticka vytéZnost vyroby byla alespont 90%.

Navrh zpracujte tak, Ze bude obsahovat titulni stranu s udaji o zpracovateli, toto zadani, schéma
zapojeni navrzenych obvodii, hodnoty soucastek, graficka znazornéni vypoctenych charakteristik

zesilovacu (velikosti odrazli a pfenost, zavislosti vytéznosti vyroby na hodnotach soucéstek) a
vykres motivu mikropaskovych vedeni. Parametry tranzistor naleznete na www.mide.cz/spar/.

Poznamka: Obvody se soustfedénymi parametry navrhnéte i v pfipade, kdy vychazeji nerealizovatelné hodnoty.



Z.adani cCislo 54

Navrh uzkopasmového zesilovace

Ukol: Navrhnéte jednostupiiovy tranzistorovy zesilovaé

s tranzistorem A60200a na frekvenci 4000 MHz. Vstupni a vystupni ptizpisobovaci obvody
proved'te:

a) s diskrétnimi souc¢astkami

b) pomoci tsekit mikropaskového vedeni.

Pokyny k vypracovani:

Zkontrolujte, zda je tranzistor na zadané frekvenci stabilni. Pokud tomu tak neni, pozadejte
cvi¢iciho o zménu zadani.

Mikropaskova vedeni navrhnéte na podlozce o sile h=1 mm, pokovené 20 mikrometrti silnou
vrstvou médi. Relativni permitivita podlozky je rovna 4, ztratovy Cinitel pak 0,001. Pfi navrhu
uvazujte vliv diskontinuit (oteviené konce, odboceni) na vedeni.

Porovnejte mozné alternativy zapojeni. UrCete Sitku pasma pro pokles pienosu -3dB a pasmo, v
némz je prizpusobeni na vstupu a vystupu lepsi nez -20dB. Urcete tolerancni pdsma soucastek
(rozmérh vedeni) tak, aby teoreticka vytéZnost vyroby byla alespont 90%.

Navrh zpracujte tak, zZe bude obsahovat titulni stranu s udaji o zpracovateli, toto zadani, schéma
zapojeni navrzenych obvodii, hodnoty soucastek, graficka znazornéni vypoctenych charakteristik

zesilovacu (velikosti odrazl a pfenost, zavislosti vytéznosti vyroby na hodnotach soucéstek) a
vykres motivu mikropaskovych vedeni. Parametry tranzistor naleznete na www.mide.cz/spar/.

Poznamka: Obvody se soustfedénymi parametry navrhnéte i v pfipade, kdy vychazeji nerealizovatelné hodnoty.



Z.adani cCislo 55

Navrh uzkopasmového zesilovace

Ukol: Navrhnéte jednostupiiovy tranzistorovy zesilovaé

s tranzistorem at21400 na frekvenci 8500 MHz. Vstupni a vystupni ptizpisobovaci obvody
proved'te:

a) s diskrétnimi souc¢astkami

b) pomoci tsekit mikropaskového vedeni.

Pokyny k vypracovani:

Zkontrolujte, zda je tranzistor na zadané frekvenci stabilni. Pokud tomu tak neni, pozadejte
cvi¢iciho o zménu zadani.

Mikropaskova vedeni navrhnéte na podlozce o sile h=1 mm, pokovené 20 mikrometrti silnou
vrstvou médi. Relativni permitivita podlozky je rovna 4, ztratovy Cinitel pak 0,001. Pii navrhu
uvazujte vliv diskontinuit (oteviené konce, odboceni) na vedeni.

Porovnejte mozné alternativy zapojeni. UrCete Sitku pasma pro pokles pienosu -3dB a pasmo, v
némz je prizpusobeni na vstupu a vystupu lepsi nez -20dB. Urcete tolerancni pdsma soucastek
(rozmérh vedeni) tak, aby teoreticka vytéZnost vyroby byla alespont 90%.

Navrh zpracujte tak, zZe bude obsahovat titulni stranu s udaji o zpracovateli, toto zadani, schéma
zapojeni navrzenych obvodii, hodnoty soucastek, graficka znazornéni vypoctenych charakteristik

zesilovacu (velikosti odrazli a pfenost, zavislosti vytéznosti vyroby na hodnotach soucéstek) a
vykres motivu mikropaskovych vedeni. Parametry tranzistor naleznete na www.mide.cz/spar/.

Poznamka: Obvody se soustfedénymi parametry navrhnéte i v pfipade, kdy vychazeji nerealizovatelné hodnoty.



Z.adani cCislo 56

Navrh uzkopasmového zesilovace

Ukol: Navrhnéte jednostupiiovy tranzistorovy zesilovaé

s tranzistorem atf13136 na frekvenci 13750 MHz. Vstupni a vystupni pfizptisobovaci obvody
proved'te:

a) s diskrétnimi souc¢astkami

b) pomoci tsekit mikropaskového vedeni.

Pokyny k vypracovani:

Zkontrolujte, zda je tranzistor na zadané frekvenci stabilni. Pokud tomu tak neni, pozadejte
cvi¢iciho o zménu zadani.

Mikropaskova vedeni navrhnéte na podlozce o sile h=1 mm, pokovené 20 mikrometrti silnou
vrstvou médi. Relativni permitivita podlozky je rovna 4, ztratovy Cinitel pak 0,001. Pfi navrhu
uvazujte vliv diskontinuit (oteviené konce, odboceni) na vedeni.

Porovnejte mozné alternativy zapojeni. UrCete Sitku pasma pro pokles pienosu -3dB a pasmo, v
némz je prizpusobeni na vstupu a vystupu lepsi nez -20dB. Urcete tolerancni pdsma soucastek
(rozmérh vedeni) tak, aby teoreticka vytéZnost vyroby byla alespont 90%.

Navrh zpracujte tak, Ze bude obsahovat titulni stranu s udaji o zpracovateli, toto zadani, schéma
zapojeni navrzenych obvodii, hodnoty soucastek, graficka znazornéni vypoctenych charakteristik

zesilovacu (velikosti odrazli a pfenost, zavislosti vytéznosti vyroby na hodnotach soucéstek) a
vykres motivu mikropaskovych vedeni. Parametry tranzistor naleznete na www.mide.cz/spar/.

Poznamka: Obvody se soustfedénymi parametry navrhnéte i v pfipade, kdy vychazeji nerealizovatelné hodnoty.



Z.adani Cislo 57

Navrh uzkopasmového zesilovace

Ukol: Navrhnéte jednostupiiovy tranzistorovy zesilovaé

s tranzistorem atf13284 na frekvenci 14754 MHz. Vstupni a vystupni pfizptisobovaci obvody
proved'te:

a) s diskrétnimi souc¢astkami

b) pomoci tsekit mikropaskového vedeni.

Pokyny k vypracovani:

Zkontrolujte, zda je tranzistor na zadané frekvenci stabilni. Pokud tomu tak neni, pozadejte
cvi¢iciho o zménu zadani.

Mikropaskova vedeni navrhnéte na podlozce o sile h=1 mm, pokovené 20 mikrometrti silnou
vrstvou médi. Relativni permitivita podlozky je rovna 4, ztratovy Cinitel pak 0,001. Pfi navrhu
uvazujte vliv diskontinuit (oteviené konce, odboceni) na vedeni.

Porovnejte mozné alternativy zapojeni. UrCete Sitku pasma pro pokles pienosu -3dB a pasmo, v
némz je prizpusobeni na vstupu a vystupu lepsi nez -20dB. Urcete tolerancni pdsma soucastek
(rozmérh vedeni) tak, aby teoreticka vytéZnost vyroby byla alespont 90%.

Navrh zpracujte tak, Ze bude obsahovat titulni stranu s udaji o zpracovateli, toto zadani, schéma
zapojeni navrzenych obvodii, hodnoty soucastek, graficka znazornéni vypoctenych charakteristik

zesilovacu (velikosti odrazli a pfenost, zavislosti vytéznosti vyroby na hodnotach soucéstek) a
vykres motivu mikropaskovych vedeni. Parametry tranzistor naleznete na www.mide.cz/spar/.

Poznamka: Obvody se soustfedénymi parametry navrhnéte i v pfipade, kdy vychazeji nerealizovatelné hodnoty.



Z.adani cCislo 58

Navrh uzkopasmového zesilovace

Ukol: Navrhnéte jednostupiiovy tranzistorovy zesilovaé

s tranzistorem atf13336 na frekvenci 11250 MHz. Vstupni a vystupni pfizptisobovaci obvody
proved'te:

a) s diskrétnimi souc¢astkami

b) pomoci tsekit mikropaskového vedeni.

Pokyny k vypracovani:

Zkontrolujte, zda je tranzistor na zadané frekvenci stabilni. Pokud tomu tak neni, pozadejte
cvi¢iciho o zménu zadani.

Mikropaskova vedeni navrhnéte na podlozce o sile h=1 mm, pokovené 20 mikrometrti silnou
vrstvou médi. Relativni permitivita podlozky je rovna 4, ztratovy Cinitel pak 0,001. Pfi navrhu
uvazujte vliv diskontinuit (oteviené konce, odboceni) na vedeni.

Porovnejte mozné alternativy zapojeni. UrCete Sitku pasma pro pokles pienosu -3dB a pasmo, v
némz je prizpusobeni na vstupu a vystupu lepsi nez -20dB. Urcete tolerancni pdsma soucastek
(rozmérh vedeni) tak, aby teoreticka vytéZnost vyroby byla alespont 90%.

Navrh zpracujte tak, Ze bude obsahovat titulni stranu s udaji o zpracovateli, toto zadani, schéma
zapojeni navrzenych obvodii, hodnoty soucastek, graficka znazornéni vypoctenych charakteristik

zesilovacu (velikosti odrazli a pfenost, zavislosti vytéznosti vyroby na hodnotach soucéstek) a
vykres motivu mikropaskovych vedeni. Parametry tranzistor naleznete na www.mide.cz/spar/.

Poznamka: Obvody se soustfedénymi parametry navrhnéte i v pfipade, kdy vychazeji nerealizovatelné hodnoty.



Z.adani cislo 59

Navrh uzkopasmového zesilovace

Ukol: Navrhnéte jednostupiiovy tranzistorovy zesilovaé

s tranzistorem atf13170 na frekvenci 17150 MHz. Vstupni a vystupni ptizptisobovaci obvody
proved'te:

a) s diskrétnimi souc¢astkami

b) pomoci tsekit mikropaskového vedeni.

Pokyny k vypracovani:

Zkontrolujte, zda je tranzistor na zadané frekvenci stabilni. Pokud tomu tak neni, pozadejte
cvi¢iciho o zménu zadani.

Mikropaskova vedeni navrhnéte na podlozce o sile h=1 mm, pokovené 20 mikrometrti silnou
vrstvou médi. Relativni permitivita podlozky je rovna 4, ztratovy Cinitel pak 0,001. Pfi navrhu
uvazujte vliv diskontinuit (oteviené konce, odboceni) na vedeni.

Porovnejte mozné alternativy zapojeni. UrCete Sitku pasma pro pokles pienosu -3dB a pasmo, v
némz je prizpusobeni na vstupu a vystupu lepsi nez -20dB. Urcete tolerancni pdsma soucastek
(rozmérh vedeni) tak, aby teoreticka vytéZnost vyroby byla alespont 90%.

Navrh zpracujte tak, Ze bude obsahovat titulni stranu s udaji o zpracovateli, toto zadani, schéma
zapojeni navrzenych obvodii, hodnoty soucastek, graficka znazornéni vypoctenych charakteristik

zesilovacu (velikosti odrazli a pfenost, zavislosti vytéznosti vyroby na hodnotach soucéstek) a
vykres motivu mikropaskovych vedeni. Parametry tranzistor naleznete na www.mide.cz/spar/.

Poznamka: Obvody se soustfedénymi parametry navrhnéte i v pfipade, kdy vychazeji nerealizovatelné hodnoty.



Z.adani cislo 60

Navrh uzkopasmového zesilovace

Ukol: Navrhnéte jednostupiiovy tranzistorovy zesilovaé

s tranzistorem atf35376 na frekvenci 17233 MHz. Vstupni a vystupni pfizptisobovaci obvody
proved'te:

a) s diskrétnimi souc¢astkami

b) pomoci tsekit mikropaskového vedeni.

Pokyny k vypracovani:

Zkontrolujte, zda je tranzistor na zadané frekvenci stabilni. Pokud tomu tak neni, pozadejte
cvi¢iciho o zménu zadani.

Mikropaskova vedeni navrhnéte na podlozce o sile h=1 mm, pokovené 20 mikrometrti silnou
vrstvou médi. Relativni permitivita podlozky je rovna 4, ztratovy Cinitel pak 0,001. Pfi navrhu
uvazujte vliv diskontinuit (oteviené konce, odboceni) na vedeni.

Porovnejte mozné alternativy zapojeni. UrCete Sitku pasma pro pokles pienosu -3dB a pasmo, v
némz je prizpusobeni na vstupu a vystupu lepsi nez -20dB. Urcete tolerancni pdsma soucastek
(rozmérh vedeni) tak, aby teoreticka vytéZnost vyroby byla alespont 90%.

Navrh zpracujte tak, Ze bude obsahovat titulni stranu s udaji o zpracovateli, toto zadani, schéma
zapojeni navrzenych obvodii, hodnoty soucastek, graficka znazornéni vypoctenych charakteristik

zesilovacu (velikosti odrazli a pfenost, zavislosti vytéznosti vyroby na hodnotach soucéstek) a
vykres motivu mikropaskovych vedeni. Parametry tranzistor naleznete na www.mide.cz/spar/.

Poznamka: Obvody se soustfedénymi parametry navrhnéte i v pfipade, kdy vychazeji nerealizovatelné hodnoty.



Z.adani cCislo 61

Navrh uzkopasmového zesilovace

Ukol: Navrhnéte jednostupiiovy tranzistorovy zesilovaé

s tranzistorem at21400 na frekvenci 10600 MHz. Vstupni a vystupni pfizpusobovaci obvody
proved'te:

a) s diskrétnimi souc¢astkami

b) pomoci tsekit mikropaskového vedeni.

Pokyny k vypracovani:

Zkontrolujte, zda je tranzistor na zadané frekvenci stabilni. Pokud tomu tak neni, pozadejte
cvi¢iciho o zménu zadani.

Mikropaskova vedeni navrhnéte na podlozce o sile h=1 mm, pokovené 20 mikrometrti silnou
vrstvou médi. Relativni permitivita podlozky je rovna 4, ztratovy Cinitel pak 0,001. Pii navrhu
uvazujte vliv diskontinuit (oteviené konce, odboceni) na vedeni.

Porovnejte mozné alternativy zapojeni. UrCete Sitku pasma pro pokles pienosu -3dB a pasmo, v
némz je prizpusobeni na vstupu a vystupu lepsi nez -20dB. Urcete tolerancni pdsma soucastek
(rozmérh vedeni) tak, aby teoreticka vytéZnost vyroby byla alespont 90%.

Navrh zpracujte tak, ze bude obsahovat titulni stranu s udaji o zpracovateli, toto zadani, schéma
zapojeni navrzenych obvodii, hodnoty soucastek, graficka znazornéni vypoctenych charakteristik

zesilovacu (velikosti odrazli a pfenost, zavislosti vytéznosti vyroby na hodnotach soucéstek) a
vykres motivu mikropaskovych vedeni. Parametry tranzistor naleznete na www.mide.cz/spar/.

Poznamka: Obvody se soustfedénymi parametry navrhnéte i v pfipade, kdy vychazeji nerealizovatelné hodnoty.



Z.adani Cislo 62

Navrh uzkopasmového zesilovace

Ukol: Navrhnéte jednostupiiovy tranzistorovy zesilovaé

s tranzistorem vem702 na frekvenci 8500 MHz. Vstupni a vystupni ptizpisobovaci obvody
proved'te:

a) s diskrétnimi souc¢astkami

b) pomoci tsekit mikropaskového vedeni.

Pokyny k vypracovani:

Zkontrolujte, zda je tranzistor na zadané frekvenci stabilni. Pokud tomu tak neni, pozadejte
cvi¢iciho o zménu zadani.

Mikropaskova vedeni navrhnéte na podlozce o sile h=1 mm, pokovené 20 mikrometrti silnou
vrstvou médi. Relativni permitivita podlozky je rovna 4, ztratovy Cinitel pak 0,001. Pii navrhu
uvazujte vliv diskontinuit (oteviené konce, odboceni) na vedeni.

Porovnejte mozné alternativy zapojeni. UrCete Sitku pasma pro pokles pienosu -3dB a pasmo, v
némz je prizpusobeni na vstupu a vystupu lepsi nez -20dB. Urcete tolerancni pdsma soucastek
(rozmérh vedeni) tak, aby teoreticka vytéZnost vyroby byla alespont 90%.

Navrh zpracujte tak, zZe bude obsahovat titulni stranu s udaji o zpracovateli, toto zadani, schéma
zapojeni navrzenych obvodii, hodnoty soucastek, graficka znazornéni vypoctenych charakteristik

zesilovacu (velikosti odrazli a pfenost, zavislosti vytéznosti vyroby na hodnotach soucéstek) a
vykres motivu mikropaskovych vedeni. Parametry tranzistor naleznete na www.mide.cz/spar/.

Poznamka: Obvody se soustfedénymi parametry navrhnéte i v pfipade, kdy vychazeji nerealizovatelné hodnoty.



Z.adani cCislo 63

Navrh uzkopasmového zesilovace

Ukol: Navrhnéte jednostupiiovy tranzistorovy zesilovaé

s tranzistorem at12535 na frekvenci 8550 MHz. Vstupni a vystupni ptizplisobovaci obvody
proved'te:

a) s diskrétnimi souc¢astkami

b) pomoci tsekit mikropaskového vedeni.

Pokyny k vypracovani:

Zkontrolujte, zda je tranzistor na zadané frekvenci stabilni. Pokud tomu tak neni, pozadejte
cvi¢iciho o zménu zadani.

Mikropaskova vedeni navrhnéte na podlozce o sile h=1 mm, pokovené 20 mikrometrti silnou
vrstvou médi. Relativni permitivita podlozky je rovna 4, ztratovy Cinitel pak 0,001. Pii navrhu
uvazujte vliv diskontinuit (oteviené konce, odboceni) na vedeni.

Porovnejte mozné alternativy zapojeni. UrCete Sitku pasma pro pokles pienosu -3dB a pasmo, v
némz je prizpusobeni na vstupu a vystupu lepsi nez -20dB. Urcete tolerancni pdsma soucastek
(rozmérh vedeni) tak, aby teoreticka vytéZnost vyroby byla alespont 90%.

Navrh zpracujte tak, zZe bude obsahovat titulni stranu s udaji o zpracovateli, toto zadani, schéma
zapojeni navrzenych obvodii, hodnoty soucastek, graficka znazornéni vypoctenych charakteristik

zesilovacu (velikosti odrazli a pfenost, zavislosti vytéznosti vyroby na hodnotach soucéstek) a
vykres motivu mikropaskovych vedeni. Parametry tranzistor naleznete na www.mide.cz/spar/.

Poznamka: Obvody se soustfedénymi parametry navrhnéte i v pfipade, kdy vychazeji nerealizovatelné hodnoty.



Z.adani cCislo 64

Navrh uzkopasmového zesilovace

Ukol: Navrhnéte jednostupiiovy tranzistorovy zesilovaé

s tranzistorem atf26150 na frekvenci 15342 MHz. Vstupni a vystupni pfizptisobovaci obvody
proved'te:

a) s diskrétnimi souc¢astkami

b) pomoci tsekit mikropaskového vedeni.

Pokyny k vypracovani:

Zkontrolujte, zda je tranzistor na zadané frekvenci stabilni. Pokud tomu tak neni, pozadejte
cvi¢iciho o zménu zadani.

Mikropaskova vedeni navrhnéte na podlozce o sile h=1 mm, pokovené 20 mikrometrti silnou
vrstvou médi. Relativni permitivita podlozky je rovna 4, ztratovy Cinitel pak 0,001. Pfi navrhu
uvazujte vliv diskontinuit (oteviené konce, odboceni) na vedeni.

Porovnejte mozné alternativy zapojeni. UrCete Sitku pasma pro pokles pienosu -3dB a pasmo, v
némz je prizpusobeni na vstupu a vystupu lepsi nez -20dB. Urcete tolerancni pdsma soucastek
(rozmé&rh vedeni) tak, aby teoreticka vytéZnost vyroby byla alespont 90%.

Navrh zpracujte tak, Ze bude obsahovat titulni stranu s udaji o zpracovateli, toto zadani, schéma
zapojeni navrzenych obvodii, hodnoty soucastek, graficka znazornéni vypoctenych charakteristik

zesilovacu (velikosti odrazli a pfenost, zavislosti vytéznosti vyroby na hodnotach soucéstek) a
vykres motivu mikropaskovych vedeni. Parametry tranzistor naleznete na www.mide.cz/spar/.

Poznamka: Obvody se soustfedénymi parametry navrhnéte i v pfipade, kdy vychazeji nerealizovatelné hodnoty.



Z.adani cCislo 65

Navrh uzkopasmového zesilovace

Ukol: Navrhnéte jednostupiiovy tranzistorovy zesilovaé

s tranzistorem bfg65 na frekvenci 1703 MHz. Vstupni a vystupni ptizplisobovaci obvody
proved'te:

a) s diskrétnimi souc¢astkami

b) pomoci tsekit mikropaskového vedeni.

Pokyny k vypracovani:

Zkontrolujte, zda je tranzistor na zadané frekvenci stabilni. Pokud tomu tak neni, pozadejte
cvi¢iciho o zménu zadani.

Mikropaskova vedeni navrhnéte na podlozce o sile h=1 mm, pokovené 20 mikrometrti silnou
vrstvou médi. Relativni permitivita podlozky je rovna 4, ztratovy Cinitel pak 0,001. Pfi navrhu
uvazujte vliv diskontinuit (oteviené konce, odboceni) na vedeni.

Porovnejte mozné alternativy zapojeni. UrCete Sitku pasma pro pokles pienosu -3dB a pasmo, v
némz je prizpusobeni na vstupu a vystupu lepsi nez -20dB. Urcete tolerancni pdsma soucastek
(rozmérh vedeni) tak, aby teoreticka vytéZnost vyroby byla alespont 90%.

Navrh zpracujte tak, zZe bude obsahovat titulni stranu s udaji o zpracovateli, toto zadani, schéma
zapojeni navrzenych obvodii, hodnoty soucastek, graficka znazornéni vypoctenych charakteristik

zesilovacu (velikosti odrazli a pfenost, zavislosti vytéznosti vyroby na hodnotach soucéstek) a
vykres motivu mikropaskovych vedeni. Parametry tranzistor naleznete na www.mide.cz/spar/.

Poznamka: Obvody se soustfedénymi parametry navrhnéte i v pfipade, kdy vychazeji nerealizovatelné hodnoty.



Z.adani cCislo 66

Navrh uzkopasmového zesilovace

Ukol: Navrhnéte jednostupiiovy tranzistorovy zesilovaé

s tranzistorem at21400 na frekvenci 7000 MHz. Vstupni a vystupni ptizptisobovaci obvody
proved'te:

a) s diskrétnimi souc¢astkami

b) pomoci tsekit mikropaskového vedeni.

Pokyny k vypracovani:

Zkontrolujte, zda je tranzistor na zadané frekvenci stabilni. Pokud tomu tak neni, pozadejte
cvi¢iciho o zménu zadani.

Mikropaskova vedeni navrhnéte na podlozce o sile h=1 mm, pokovené 20 mikrometrti silnou
vrstvou médi. Relativni permitivita podlozky je rovna 4, ztratovy Cinitel pak 0,001. Pii navrhu
uvazujte vliv diskontinuit (oteviené konce, odboceni) na vedeni.

Porovnejte mozné alternativy zapojeni. UrCete Sitku pasma pro pokles pienosu -3dB a pasmo, v
némz je prizpusobeni na vstupu a vystupu lepsi nez -20dB. Urcete tolerancni pdsma soucastek
(rozmérh vedeni) tak, aby teoreticka vytéZnost vyroby byla alespont 90%.

Navrh zpracujte tak, Ze bude obsahovat titulni stranu s udaji o zpracovateli, toto zadani, schéma
zapojeni navrzenych obvodii, hodnoty soucastek, graficka znazornéni vypoctenych charakteristik

zesilovacu (velikosti odrazli a pfenost, zavislosti vytéznosti vyroby na hodnotach soucéstek) a
vykres motivu mikropaskovych vedeni. Parametry tranzistor naleznete na www.mide.cz/spar/.

Poznamka: Obvody se soustfedénymi parametry navrhnéte i v pfipad€, kdy vychazeji nerealizovatelné hodnoty.



Z.adani Cislo 67

Navrh uzkopasmového zesilovace

Ukol: Navrhnéte jednostupiiovy tranzistorovy zesilovaé

s tranzistorem at64023 na frekvenci 4350 MHz. Vstupni a vystupni ptizpisobovaci obvody
proved'te:

a) s diskrétnimi souc¢astkami

b) pomoci tsekit mikropaskového vedeni.

Pokyny k vypracovani:

Zkontrolujte, zda je tranzistor na zadané frekvenci stabilni. Pokud tomu tak neni, pozadejte
cvi¢iciho o zménu zadani.

Mikropaskova vedeni navrhnéte na podlozce o sile h=1 mm, pokovené 20 mikrometrti silnou
vrstvou médi. Relativni permitivita podlozky je rovna 4, ztratovy Cinitel pak 0,001. Pii navrhu
uvazujte vliv diskontinuit (oteviené konce, odboceni) na vedeni.

Porovnejte mozné alternativy zapojeni. UrCete Sitku pasma pro pokles pienosu -3dB a pasmo, v
némz je prizpusobeni na vstupu a vystupu lepsi nez -20dB. Urcete tolerancni pdsma soucastek
(rozmérh vedeni) tak, aby teoreticka vytéZnost vyroby byla alespont 90%.

Navrh zpracujte tak, zZe bude obsahovat titulni stranu s udaji o zpracovateli, toto zadani, schéma
zapojeni navrzenych obvodii, hodnoty soucastek, graficka znazornéni vypoctenych charakteristik

zesilovacu (velikosti odrazli a pfenost, zavislosti vytéznosti vyroby na hodnotach soucéstek) a
vykres motivu mikropaskovych vedeni. Parametry tranzistor naleznete na www.mide.cz/spar/.

Poznamka: Obvody se soustfedénymi parametry navrhnéte i v pfipade, kdy vychazeji nerealizovatelné hodnoty.



Z.adani cCislo 68

Navrh uzkopasmového zesilovace

Ukol: Navrhnéte jednostupiiovy tranzistorovy zesilovaé

s tranzistorem atf26350 na frekvenci 14956 MHz. Vstupni a vystupni pfizptisobovaci obvody
proved'te:

a) s diskrétnimi souc¢astkami

b) pomoci tsekit mikropaskového vedeni.

Pokyny k vypracovani:

Zkontrolujte, zda je tranzistor na zadané frekvenci stabilni. Pokud tomu tak neni, pozadejte
cvi¢iciho o zménu zadani.

Mikropaskova vedeni navrhnéte na podlozce o sile h=1 mm, pokovené 20 mikrometrti silnou
vrstvou médi. Relativni permitivita podlozky je rovna 4, ztratovy Cinitel pak 0,001. Pii navrhu
uvazujte vliv diskontinuit (oteviené konce, odboceni) na vedeni.

Porovnejte mozné alternativy zapojeni. UrCete Sitku pasma pro pokles pienosu -3dB a pasmo, v
némz je prizpusobeni na vstupu a vystupu lepsi nez -20dB. Urcete tolerancni pdsma soucastek
(rozmérh vedeni) tak, aby teoreticka vytéZnost vyroby byla alespont 90%.

Navrh zpracujte tak, Ze bude obsahovat titulni stranu s udaji o zpracovateli, toto zadani, schéma
zapojeni navrzenych obvodii, hodnoty soucastek, graficka znazornéni vypoctenych charakteristik

zesilovacu (velikosti odrazli a pfenost, zavislosti vytéznosti vyroby na hodnotach soucéstek) a
vykres motivu mikropaskovych vedeni. Parametry tranzistor naleznete na www.mide.cz/spar/.

Poznamka: Obvody se soustfedénymi parametry navrhnéte i v pfipade, kdy vychazeji nerealizovatelné hodnoty.



Z.adani cCislo 69

Navrh uzkopasmového zesilovace

Ukol: Navrhnéte jednostupiiovy tranzistorovy zesilovaé

s tranzistorem thx05 na frekvenci 12989 MHz. Vstupni a vystupni pfizpisobovaci obvody
proved'te:

a) s diskrétnimi souc¢astkami

b) pomoci tsekit mikropaskového vedeni.

Pokyny k vypracovani:

Zkontrolujte, zda je tranzistor na zadané frekvenci stabilni. Pokud tomu tak neni, pozadejte
cvi¢iciho o zménu zadani.

Mikropaskova vedeni navrhnéte na podlozce o sile h=1 mm, pokovené 20 mikrometrti silnou
vrstvou médi. Relativni permitivita podlozky je rovna 4, ztratovy Cinitel pak 0,001. Pii navrhu
uvazujte vliv diskontinuit (oteviené konce, odboceni) na vedeni.

Porovnejte mozné alternativy zapojeni. UrCete Sitku pasma pro pokles pienosu -3dB a pasmo, v
némz je prizpusobeni na vstupu a vystupu lepsi nez -20dB. Urcete tolerancni pdsma soucastek
(rozmérh vedeni) tak, aby teoreticka vytéZnost vyroby byla alespont 90%.

Navrh zpracujte tak, ze bude obsahovat titulni stranu s udaji o zpracovateli, toto zadani, schéma
zapojeni navrzenych obvodii, hodnoty soucastek, graficka znazornéni vypoctenych charakteristik

zesilovacu (velikosti odrazli a pfenost, zavislosti vytéznosti vyroby na hodnotach soucéstek) a
vykres motivu mikropaskovych vedeni. Parametry tranzistor naleznete na www.mide.cz/spar/.

Poznamka: Obvody se soustfedénymi parametry navrhnéte i v pfipade, kdy vychazeji nerealizovatelné hodnoty.



Z.adani cislo 70

Navrh uzkopasmového zesilovace

Ukol: Navrhnéte jednostupiiovy tranzistorovy zesilovaé

s tranzistorem atf44400 na frekvenci 4879 MHz. Vstupni a vystupni pfizpisobovaci obvody
proved'te:

a) s diskrétnimi souc¢astkami

b) pomoci tsekit mikropaskového vedeni.

Pokyny k vypracovani:

Zkontrolujte, zda je tranzistor na zadané frekvenci stabilni. Pokud tomu tak neni, pozadejte
cvi¢iciho o zménu zadani.

Mikropaskova vedeni navrhnéte na podlozce o sile h=1 mm, pokovené 20 mikrometrti silnou
vrstvou médi. Relativni permitivita podlozky je rovna 4, ztratovy Cinitel pak 0,001. Pii navrhu
uvazujte vliv diskontinuit (oteviené konce, odboceni) na vedeni.

Porovnejte mozné alternativy zapojeni. UrCete Sitku pasma pro pokles pienosu -3dB a pasmo, v
némz je prizpusobeni na vstupu a vystupu lepsi nez -20dB. Urcete tolerancni pdsma soucastek
(rozmérh vedeni) tak, aby teoreticka vytéZnost vyroby byla alespont 90%.

Navrh zpracujte tak, ze bude obsahovat titulni stranu s udaji o zpracovateli, toto zadani, schéma
zapojeni navrzenych obvodii, hodnoty soucastek, graficka znazornéni vypoctenych charakteristik

zesilovacu (velikosti odrazli a pfenost, zavislosti vytéznosti vyroby na hodnotach soucéstek) a
vykres motivu mikropaskovych vedeni. Parametry tranzistor naleznete na www.mide.cz/spar/.

Poznamka: Obvody se soustfedénymi parametry navrhnéte i v pfipade, kdy vychazeji nerealizovatelné hodnoty.



Z.adani Cislo 71

Navrh uzkopasmového zesilovace

Ukol: Navrhnéte jednostupiiovy tranzistorovy zesilovaé

s tranzistorem A60200a na frekvenci 3750 MHz. Vstupni a vystupni ptizplisobovaci obvody
proved'te:

a) s diskrétnimi souc¢astkami

b) pomoci tsekit mikropaskového vedeni.

Pokyny k vypracovani:

Zkontrolujte, zda je tranzistor na zadané frekvenci stabilni. Pokud tomu tak neni, pozadejte
cvi¢iciho o zménu zadani.

Mikropaskova vedeni navrhnéte na podlozce o sile h=1 mm, pokovené 20 mikrometrti silnou
vrstvou médi. Relativni permitivita podlozky je rovna 4, ztratovy Cinitel pak 0,001. Pii navrhu
uvazujte vliv diskontinuit (oteviené konce, odboceni) na vedeni.

Porovnejte mozné alternativy zapojeni. UrCete Sitku pasma pro pokles pienosu -3dB a pasmo, v
némz je prizpusobeni na vstupu a vystupu lepsi nez -20dB. Urcete tolerancni pdsma soucastek
(rozmérh vedeni) tak, aby teoreticka vytéZnost vyroby byla alespont 90%.

Navrh zpracujte tak, zZe bude obsahovat titulni stranu s udaji o zpracovateli, toto zadani, schéma
zapojeni navrzenych obvodii, hodnoty soucastek, graficka znazornéni vypoctenych charakteristik

zesilovacu (velikosti odrazli a pfenost, zavislosti vytéznosti vyroby na hodnotach soucéstek) a
vykres motivu mikropaskovych vedeni. Parametry tranzistor naleznete na www.mide.cz/spar/.

Poznamka: Obvody se soustfedénymi parametry navrhnéte i v pfipade, kdy vychazeji nerealizovatelné hodnoty.



Z.adani Cislo 72

Navrh uzkopasmového zesilovace

Ukol: Navrhnéte jednostupiiovy tranzistorovy zesilovaé

s tranzistorem at60586 na frekvenci 3600 MHz. Vstupni a vystupni ptizptisobovaci obvody
proved'te:

a) s diskrétnimi souc¢astkami

b) pomoci tsekit mikropaskového vedeni.

Pokyny k vypracovani:

Zkontrolujte, zda je tranzistor na zadané frekvenci stabilni. Pokud tomu tak neni, pozadejte
cvi¢iciho o zménu zadani.

Mikropaskova vedeni navrhnéte na podlozce o sile h=1 mm, pokovené 20 mikrometrti silnou
vrstvou médi. Relativni permitivita podlozky je rovna 4, ztratovy Cinitel pak 0,001. Pii navrhu
uvazujte vliv diskontinuit (oteviené konce, odboceni) na vedeni.

Porovnejte mozné alternativy zapojeni. UrCete Sitku pasma pro pokles pienosu -3dB a pasmo, v
némz je prizpusobeni na vstupu a vystupu lepsi nez -20dB. Urcete tolerancni pdsma soucastek
(rozmérh vedeni) tak, aby teoreticka vytéZnost vyroby byla alespont 90%.

Navrh zpracujte tak, zZe bude obsahovat titulni stranu s udaji o zpracovateli, toto zadani, schéma
zapojeni navrzenych obvodii, hodnoty soucastek, graficka znazornéni vypoctenych charakteristik

zesilovacu (velikosti odrazli a pfenost, zavislosti vytéznosti vyroby na hodnotach soucéstek) a
vykres motivu mikropaskovych vedeni. Parametry tranzistor naleznete na www.mide.cz/spar/.

Poznamka: Obvody se soustfedénymi parametry navrhnéte i v pfipade, kdy vychazeji nerealizovatelné hodnoty.



Z.adani cCislo 73

Navrh uzkopasmového zesilovace

Ukol: Navrhnéte jednostupiiovy tranzistorovy zesilovaé

s tranzistorem atf13336 na frekvenci 10950 MHz. Vstupni a vystupni ptizptisobovaci obvody
proved'te:

a) s diskrétnimi souc¢astkami

b) pomoci tsekit mikropaskového vedeni.

Pokyny k vypracovani:

Zkontrolujte, zda je tranzistor na zadané frekvenci stabilni. Pokud tomu tak neni, pozadejte
cvi¢iciho o zménu zadani.

Mikropaskova vedeni navrhnéte na podlozce o sile h=1 mm, pokovené 20 mikrometrti silnou
vrstvou médi. Relativni permitivita podlozky je rovna 4, ztratovy Cinitel pak 0,001. Pfi navrhu
uvazujte vliv diskontinuit (oteviené konce, odboceni) na vedeni.

Porovnejte mozné alternativy zapojeni. UrCete Sitku pasma pro pokles pienosu -3dB a pasmo, v
némz je prizpusobeni na vstupu a vystupu lepsi nez -20dB. Urcete tolerancni pdsma soucastek
(rozmérh vedeni) tak, aby teoreticka vytéZnost vyroby byla alespont 90%.

Navrh zpracujte tak, Ze bude obsahovat titulni stranu s udaji o zpracovateli, toto zadani, schéma
zapojeni navrzenych obvodii, hodnoty soucastek, graficka znazornéni vypoctenych charakteristik

zesilovacu (velikosti odrazli a pfenost, zavislosti vytéznosti vyroby na hodnotach soucéstek) a
vykres motivu mikropaskovych vedeni. Parametry tranzistor naleznete na www.mide.cz/spar/.

Poznamka: Obvody se soustfedénymi parametry navrhnéte i v pfipade, kdy vychazeji nerealizovatelné hodnoty.



Z.adani cCislo 74

Navrh uzkopasmového zesilovace

Ukol: Navrhnéte jednostupiiovy tranzistorovy zesilovaé

s tranzistorem a60570a na frekvenci 4000 MHz. Vstupni a vystupni pfizpiisobovaci obvody
proved'te:

a) s diskrétnimi souc¢astkami

b) pomoci tsekit mikropaskového vedeni.

Pokyny k vypracovani:

Zkontrolujte, zda je tranzistor na zadané frekvenci stabilni. Pokud tomu tak neni, pozadejte
cvi¢iciho o zménu zadani.

Mikropaskova vedeni navrhnéte na podlozce o sile h=1 mm, pokovené 20 mikrometrti silnou
vrstvou médi. Relativni permitivita podlozky je rovna 4, ztratovy Cinitel pak 0,001. Pfi navrhu
uvazujte vliv diskontinuit (oteviené konce, odboceni) na vedeni.

Porovnejte mozné alternativy zapojeni. UrCete Sitku pasma pro pokles pienosu -3dB a pasmo, v
némz je prizpusobeni na vstupu a vystupu lepsi nez -20dB. Urcete tolerancni pdsma soucastek
(rozmérh vedeni) tak, aby teoreticka vytéZnost vyroby byla alespont 90%.

Navrh zpracujte tak, zZe bude obsahovat titulni stranu s udaji o zpracovateli, toto zadani, schéma
zapojeni navrzenych obvodii, hodnoty soucastek, graficka znazornéni vypoctenych charakteristik

zesilovacu (velikosti odrazl a pfenost, zavislosti vytéznosti vyroby na hodnotach soucéstek) a
vykres motivu mikropaskovych vedeni. Parametry tranzistor naleznete na www.mide.cz/spar/.

Poznamka: Obvody se soustfedénymi parametry navrhnéte i v pfipade, kdy vychazeji nerealizovatelné hodnoty.



Z.adani cCislo 75

Navrh uzkopasmového zesilovace

Ukol: Navrhnéte jednostupiiovy tranzistorovy zesilovaé

s tranzistorem atf13136 na frekvenci 12700 MHz. Vstupni a vystupni pfizptisobovaci obvody
proved'te:

a) s diskrétnimi souc¢astkami

b) pomoci tsekit mikropaskového vedeni.

Pokyny k vypracovani:

Zkontrolujte, zda je tranzistor na zadané frekvenci stabilni. Pokud tomu tak neni, pozadejte
cvi¢iciho o zménu zadani.

Mikropaskova vedeni navrhnéte na podlozce o sile h=1 mm, pokovené 20 mikrometrti silnou
vrstvou médi. Relativni permitivita podlozky je rovna 4, ztratovy Cinitel pak 0,001. Pfi navrhu
uvazujte vliv diskontinuit (oteviené konce, odboceni) na vedeni.

Porovnejte mozné alternativy zapojeni. UrCete Sitku pasma pro pokles pienosu -3dB a pasmo, v
némz je prizpusobeni na vstupu a vystupu lepsi nez -20dB. Urcete tolerancni pdsma soucastek
(rozmé&rh vedeni) tak, aby teoreticka vytéZnost vyroby byla alespont 90%.

Navrh zpracujte tak, Ze bude obsahovat titulni stranu s udaji o zpracovateli, toto zadani, schéma
zapojeni navrzenych obvodii, hodnoty soucastek, graficka znazornéni vypoctenych charakteristik

zesilovacu (velikosti odrazli a pfenost, zavislosti vytéznosti vyroby na hodnotach soucéstek) a
vykres motivu mikropaskovych vedeni. Parametry tranzistor naleznete na www.mide.cz/spar/.

Poznamka: Obvody se soustfedénymi parametry navrhnéte i v pfipade, kdy vychazeji nerealizovatelné hodnoty.



Z.adani cCislo 76

Navrh uzkopasmového zesilovace

Ukol: Navrhnéte jednostupiiovy tranzistorovy zesilovaé

s tranzistorem atf21100 na frekvenci 9045 MHz. Vstupni a vystupni pfizpisobovaci obvody
proved'te:

a) s diskrétnimi souc¢astkami

b) pomoci tsekit mikropaskového vedeni.

Pokyny k vypracovani:

Zkontrolujte, zda je tranzistor na zadané frekvenci stabilni. Pokud tomu tak neni, pozadejte
cvi¢iciho o zménu zadani.

Mikropaskova vedeni navrhnéte na podlozce o sile h=1 mm, pokovené 20 mikrometrti silnou
vrstvou médi. Relativni permitivita podlozky je rovna 4, ztratovy Cinitel pak 0,001. Pii navrhu
uvazujte vliv diskontinuit (oteviené konce, odboceni) na vedeni.

Porovnejte mozné alternativy zapojeni. UrCete Sitku pasma pro pokles pienosu -3dB a pasmo, v
némz je prizpusobeni na vstupu a vystupu lepsi nez -20dB. Urcete tolerancni pdsma soucastek
(rozmérh vedeni) tak, aby teoreticka vytéZnost vyroby byla alespont 90%.

Navrh zpracujte tak, ze bude obsahovat titulni stranu s udaji o zpracovateli, toto zadani, schéma
zapojeni navrzenych obvodii, hodnoty soucastek, graficka znazornéni vypoctenych charakteristik

zesilovacu (velikosti odrazli a pfenost, zavislosti vytéznosti vyroby na hodnotach soucéstek) a
vykres motivu mikropaskovych vedeni. Parametry tranzistor naleznete na www.mide.cz/spar/.

Poznamka: Obvody se soustfedénymi parametry navrhnéte i v pfipade, kdy vychazeji nerealizovatelné hodnoty.



Z.adani Cislo 77

Navrh uzkopasmového zesilovace

Ukol: Navrhnéte jednostupiiovy tranzistorovy zesilovaé

s tranzistorem at21400 na frekvenci 6000 MHz. Vstupni a vystupni ptizptisobovaci obvody
proved'te:

a) s diskrétnimi souc¢astkami

b) pomoci tsekit mikropaskového vedeni.

Pokyny k vypracovani:

Zkontrolujte, zda je tranzistor na zadané frekvenci stabilni. Pokud tomu tak neni, pozadejte
cvi¢iciho o zménu zadani.

Mikropaskova vedeni navrhnéte na podlozce o sile h=1 mm, pokovené 20 mikrometrti silnou
vrstvou médi. Relativni permitivita podlozky je rovna 4, ztratovy Cinitel pak 0,001. Pii navrhu
uvazujte vliv diskontinuit (oteviené konce, odboceni) na vedeni.

Porovnejte mozné alternativy zapojeni. UrCete Sitku pasma pro pokles pienosu -3dB a pasmo, v
némz je prizpusobeni na vstupu a vystupu lepsi nez -20dB. Urcete tolerancni pdsma soucastek
(rozmérh vedeni) tak, aby teoreticka vytéZnost vyroby byla alespont 90%.

Navrh zpracujte tak, ze bude obsahovat titulni stranu s udaji o zpracovateli, toto zadani, schéma
zapojeni navrzenych obvodii, hodnoty soucastek, graficka znazornéni vypoctenych charakteristik

zesilovacu (velikosti odrazli a pfenost, zavislosti vytéznosti vyroby na hodnotach soucéstek) a
vykres motivu mikropaskovych vedeni. Parametry tranzistor naleznete na www.mide.cz/spar/.

Poznamka: Obvody se soustfedénymi parametry navrhnéte i v pfipad€, kdy vychazeji nerealizovatelné hodnoty.



Z.adani cCislo 78

Navrh uzkopasmového zesilovace

Ukol: Navrhnéte jednostupiiovy tranzistorovy zesilovaé

s tranzistorem nec64535 na frekvenci 3708 MHz. Vstupni a vystupni pfizpusobovaci obvody
proved'te:

a) s diskrétnimi souc¢astkami

b) pomoci tsekit mikropaskového vedeni.

Pokyny k vypracovani:

Zkontrolujte, zda je tranzistor na zadané frekvenci stabilni. Pokud tomu tak neni, pozadejte
cvi¢iciho o zménu zadani.

Mikropaskova vedeni navrhnéte na podlozce o sile h=1 mm, pokovené 20 mikrometrti silnou
vrstvou médi. Relativni permitivita podlozky je rovna 4, ztratovy Cinitel pak 0,001. Pii navrhu
uvazujte vliv diskontinuit (oteviené konce, odboceni) na vedeni.

Porovnejte mozné alternativy zapojeni. UrCete Sitku pasma pro pokles pienosu -3dB a pasmo, v
némz je prizpusobeni na vstupu a vystupu lepsi nez -20dB. Urcete tolerancni pdsma soucastek
(rozmérh vedeni) tak, aby teoreticka vytéZnost vyroby byla alespont 90%.

Navrh zpracujte tak, Ze bude obsahovat titulni stranu s udaji o zpracovateli, toto zadani, schéma
zapojeni navrzenych obvodii, hodnoty soucastek, graficka znazornéni vypoctenych charakteristik

zesilovacu (velikosti odrazli a pfenost, zavislosti vytéznosti vyroby na hodnotach soucéstek) a
vykres motivu mikropaskovych vedeni. Parametry tranzistor naleznete na www.mide.cz/spar/.

Poznamka: Obvody se soustfedénymi parametry navrhnéte i v pfipade, kdy vychazeji nerealizovatelné hodnoty.



Z.adani cislo 79

Navrh uzkopasmového zesilovace

Ukol: Navrhnéte jednostupiiovy tranzistorovy zesilovaé

s tranzistorem atf13170 na frekvenci 16800 MHz. Vstupni a vystupni pfizptisobovaci obvody
proved'te:

a) s diskrétnimi souc¢astkami

b) pomoci tsekit mikropaskového vedeni.

Pokyny k vypracovani:

Zkontrolujte, zda je tranzistor na zadané frekvenci stabilni. Pokud tomu tak neni, pozadejte
cvi¢iciho o zménu zadani.

Mikropaskova vedeni navrhnéte na podlozce o sile h=1 mm, pokovené 20 mikrometrti silnou
vrstvou médi. Relativni permitivita podlozky je rovna 4, ztratovy Cinitel pak 0,001. Pii navrhu
uvazujte vliv diskontinuit (oteviené konce, odboceni) na vedeni.

Porovnejte mozné alternativy zapojeni. UrCete Sitku pasma pro pokles pienosu -3dB a pasmo, v
némz je prizpusobeni na vstupu a vystupu lepsi nez -20dB. Urcete tolerancni pdsma soucastek
(rozmérh vedeni) tak, aby teoreticka vytéZnost vyroby byla alespont 90%.

Navrh zpracujte tak, Ze bude obsahovat titulni stranu s udaji o zpracovateli, toto zadani, schéma
zapojeni navrzenych obvodii, hodnoty soucastek, graficka znazornéni vypoctenych charakteristik

zesilovacu (velikosti odrazli a pfenost, zavislosti vytéznosti vyroby na hodnotach soucéstek) a
vykres motivu mikropaskovych vedeni. Parametry tranzistor naleznete na www.mide.cz/spar/.

Poznamka: Obvody se soustfedénymi parametry navrhnéte i v pfipade, kdy vychazeji nerealizovatelné hodnoty.



Z.adani cislo 80

Navrh uzkopasmového zesilovace

Ukol: Navrhnéte jednostupiiovy tranzistorovy zesilovaé

s tranzistorem thx05 na frekvenci 10237 MHz. Vstupni a vystupni ptizpisobovaci obvody
proved'te:

a) s diskrétnimi souc¢astkami

b) pomoci tsekit mikropaskového vedeni.

Pokyny k vypracovani:

Zkontrolujte, zda je tranzistor na zadané frekvenci stabilni. Pokud tomu tak neni, pozadejte
cvi¢iciho o zménu zadani.

Mikropaskova vedeni navrhnéte na podlozce o sile h=1 mm, pokovené 20 mikrometrti silnou
vrstvou médi. Relativni permitivita podlozky je rovna 4, ztratovy Cinitel pak 0,001. Pii navrhu
uvazujte vliv diskontinuit (oteviené konce, odboceni) na vedeni.

Porovnejte mozné alternativy zapojeni. UrCete Sitku pasma pro pokles pienosu -3dB a pasmo, v
némz je prizpusobeni na vstupu a vystupu lepsi nez -20dB. Urcete tolerancni pdsma soucastek
(rozmérh vedeni) tak, aby teoreticka vytéZnost vyroby byla alespont 90%.

Navrh zpracujte tak, ze bude obsahovat titulni stranu s udaji o zpracovateli, toto zadani, schéma
zapojeni navrzenych obvodii, hodnoty soucastek, graficka znazornéni vypoctenych charakteristik

zesilovacu (velikosti odrazli a pfenost, zavislosti vytéznosti vyroby na hodnotach soucéstek) a
vykres motivu mikropaskovych vedeni. Parametry tranzistor naleznete na www.mide.cz/spar/.

Poznamka: Obvody se soustfedénymi parametry navrhnéte i v pfipade, kdy vychazeji nerealizovatelné hodnoty.



Z.adani cCislo 81

Navrh uzkopasmového zesilovace

Ukol: Navrhnéte jednostupiiovy tranzistorovy zesilovaé

s tranzistorem thx05 na frekvenci 16472 MHz. Vstupni a vystupni ptizpiisobovaci obvody
proved'te:

a) s diskrétnimi souc¢astkami

b) pomoci tsekit mikropaskového vedeni.

Pokyny k vypracovani:

Zkontrolujte, zda je tranzistor na zadané frekvenci stabilni. Pokud tomu tak neni, pozadejte
cvi¢iciho o zménu zadani.

Mikropaskova vedeni navrhnéte na podlozce o sile h=1 mm, pokovené 20 mikrometrti silnou
vrstvou médi. Relativni permitivita podlozky je rovna 4, ztratovy Cinitel pak 0,001. Pii navrhu
uvazujte vliv diskontinuit (oteviené konce, odboceni) na vedeni.

Porovnejte mozné alternativy zapojeni. UrCete Sitku pasma pro pokles pienosu -3dB a pasmo, v
némz je prizpusobeni na vstupu a vystupu lepsi nez -20dB. Urcete tolerancni pdsma soucastek
(rozmérh vedeni) tak, aby teoreticka vytéZnost vyroby byla alespont 90%.

Navrh zpracujte tak, ze bude obsahovat titulni stranu s udaji o zpracovateli, toto zadani, schéma
zapojeni navrzenych obvodii, hodnoty soucastek, graficka znazornéni vypoctenych charakteristik

zesilovacu (velikosti odrazli a pfenost, zavislosti vytéznosti vyroby na hodnotach soucéstek) a
vykres motivu mikropaskovych vedeni. Parametry tranzistor naleznete na www.mide.cz/spar/.

Poznamka: Obvody se soustfedénymi parametry navrhnéte i v pfipade, kdy vychazeji nerealizovatelné hodnoty.



Z.adani Cislo 82

Navrh uzkopasmového zesilovace

Ukol: Navrhnéte jednostupiiovy tranzistorovy zesilovaé

s tranzistorem atf44400 na frekvenci 4215 MHz. Vstupni a vystupni pfizpisobovaci obvody
proved'te:

a) s diskrétnimi souc¢astkami

b) pomoci tsekit mikropaskového vedeni.

Pokyny k vypracovani:

Zkontrolujte, zda je tranzistor na zadané frekvenci stabilni. Pokud tomu tak neni, pozadejte
cvi¢iciho o zménu zadani.

Mikropaskova vedeni navrhnéte na podlozce o sile h=1 mm, pokovené 20 mikrometrti silnou
vrstvou médi. Relativni permitivita podlozky je rovna 4, ztratovy Cinitel pak 0,001. Pii navrhu
uvazujte vliv diskontinuit (oteviené konce, odboceni) na vedeni.

Porovnejte mozné alternativy zapojeni. UrCete Sitku pasma pro pokles pienosu -3dB a pasmo, v
némz je prizpusobeni na vstupu a vystupu lepsi nez -20dB. Urcete tolerancni pdsma soucastek
(rozmérh vedeni) tak, aby teoreticka vytéZnost vyroby byla alespont 90%.

Navrh zpracujte tak, ze bude obsahovat titulni stranu s udaji o zpracovateli, toto zadani, schéma
zapojeni navrzenych obvodii, hodnoty soucastek, graficka znazornéni vypoctenych charakteristik

zesilovacu (velikosti odrazli a pfenost, zavislosti vytéznosti vyroby na hodnotach soucéstek) a
vykres motivu mikropaskovych vedeni. Parametry tranzistor naleznete na www.mide.cz/spar/.

Poznamka: Obvody se soustfedénymi parametry navrhnéte i v pfipade, kdy vychazeji nerealizovatelné hodnoty.



Z.adani cCislo 83

Navrh uzkopasmového zesilovace

Ukol: Navrhnéte jednostupiiovy tranzistorovy zesilovaé

s tranzistorem mgf1402 na frekvenci 9829 MHz. Vstupni a vystupni piizpiisobovaci obvody
proved'te:

a) s diskrétnimi souc¢astkami

b) pomoci tsekit mikropaskového vedeni.

Pokyny k vypracovani:

Zkontrolujte, zda je tranzistor na zadané frekvenci stabilni. Pokud tomu tak neni, pozadejte
cvi¢iciho o zménu zadani.

Mikropaskova vedeni navrhnéte na podlozce o sile h=1 mm, pokovené 20 mikrometrti silnou
vrstvou médi. Relativni permitivita podlozky je rovna 4, ztratovy Cinitel pak 0,001. Pii navrhu
uvazujte vliv diskontinuit (oteviené konce, odboceni) na vedeni.

Porovnejte mozné alternativy zapojeni. UrCete Sitku pasma pro pokles pienosu -3dB a pasmo, v
némz je prizpusobeni na vstupu a vystupu lepsi nez -20dB. Urcete tolerancni pdsma soucastek
(rozmérh vedeni) tak, aby teoreticka vytéZnost vyroby byla alespont 90%.

Navrh zpracujte tak, ze bude obsahovat titulni stranu s udaji o zpracovateli, toto zadani, schéma
zapojeni navrzenych obvodii, hodnoty soucastek, graficka znazornéni vypoctenych charakteristik

zesilovacu (velikosti odrazli a pfenost, zavislosti vytéznosti vyroby na hodnotach soucéstek) a
vykres motivu mikropaskovych vedeni. Parametry tranzistor naleznete na www.mide.cz/spar/.

Poznamka: Obvody se soustfedénymi parametry navrhnéte i v pfipade, kdy vychazeji nerealizovatelné hodnoty.



Z.adani cCislo 84

Navrh uzkopasmového zesilovace

Ukol: Navrhnéte jednostupiiovy tranzistorovy zesilovaé

s tranzistorem atf26150 na frekvenci 16999 MHz. Vstupni a vystupni pfizptisobovaci obvody
proved'te:

a) s diskrétnimi souc¢astkami

b) pomoci tsekil mikropaskového vedeni.

Pokyny k vypracovani:

Zkontrolujte, zda je tranzistor na zadané frekvenci stabilni. Pokud tomu tak neni, pozadejte
cvi¢iciho o zménu zadani.

Mikropaskova vedeni navrhnéte na podlozce o sile h=1 mm, pokovené 20 mikrometrti silnou
vrstvou médi. Relativni permitivita podlozky je rovna 4, ztratovy Cinitel pak 0,001. Pfi navrhu
uvazujte vliv diskontinuit (oteviené konce, odboceni) na vedeni.

Porovnejte mozné alternativy zapojeni. UrCete Sitku pasma pro pokles pienosu -3dB a pasmo, v
némz je prizpusobeni na vstupu a vystupu lepsi nez -20dB. Urcete tolerancni pdsma soucastek
(rozmérh vedeni) tak, aby teoreticka vytéZnost vyroby byla alespont 90%.

Navrh zpracujte tak, Ze bude obsahovat titulni stranu s udaji o zpracovateli, toto zadani, schéma
zapojeni navrzenych obvodii, hodnoty soucastek, graficka znazornéni vypoctenych charakteristik

zesilovacu (velikosti odrazli a pfenost, zavislosti vytéznosti vyroby na hodnotach soucéstek) a
vykres motivu mikropaskovych vedeni. Parametry tranzistor naleznete na www.mide.cz/spar/.

Poznamka: Obvody se soustfedénymi parametry navrhnéte i v pfipade, kdy vychazeji nerealizovatelné hodnoty.



Z.adani cCislo 85

Navrh uzkopasmového zesilovace

Ukol: Navrhnéte jednostupiiovy tranzistorovy zesilovaé

s tranzistorem bfr90 na frekvenci 803 MHz. Vstupni a vystupni pfizptisobovaci obvody
proved'te:

a) s diskrétnimi souc¢astkami

b) pomoci tsekit mikropaskového vedeni.

Pokyny k vypracovani:

Zkontrolujte, zda je tranzistor na zadané frekvenci stabilni. Pokud tomu tak neni, pozadejte
cvi¢iciho o zménu zadani.

Mikropaskova vedeni navrhnéte na podlozce o sile h=1 mm, pokovené 20 mikrometrti silnou
vrstvou médi. Relativni permitivita podlozky je rovna 4, ztratovy Cinitel pak 0,001. Pii navrhu
uvazujte vliv diskontinuit (oteviené konce, odboceni) na vedeni.

Porovnejte mozné alternativy zapojeni. UrCete Sitku pasma pro pokles pienosu -3dB a pasmo, v
némz je prizpusobeni na vstupu a vystupu lepsi nez -20dB. Urcete tolerancni pdsma soucastek
(rozmérh vedeni) tak, aby teoreticka vytéZnost vyroby byla alespont 90%.

Navrh zpracujte tak, ze bude obsahovat titulni stranu s udaji o zpracovateli, toto zadani, schéma
zapojeni navrzenych obvodii, hodnoty soucastek, graficka znazornéni vypoctenych charakteristik

zesilovacu (velikosti odrazli a pfenost, zavislosti vytéznosti vyroby na hodnotach soucéstek) a
vykres motivu mikropaskovych vedeni. Parametry tranzistor naleznete na www.mide.cz/spar/.

Poznamka: Obvody se soustfedénymi parametry navrhnéte i v pfipade, kdy vychazeji nerealizovatelné hodnoty.



Z.adani cCislo 86

Navrh uzkopasmového zesilovace

Ukol: Navrhnéte jednostupiiovy tranzistorovy zesilovaé

s tranzistorem at12535 na frekvenci 11050 MHz. Vstupni a vystupni pfizpusobovaci obvody
proved'te:

a) s diskrétnimi souc¢astkami

b) pomoci tsekit mikropaskového vedeni.

Pokyny k vypracovani:

Zkontrolujte, zda je tranzistor na zadané frekvenci stabilni. Pokud tomu tak neni, pozadejte
cvi¢iciho o zménu zadani.

Mikropaskova vedeni navrhnéte na podlozce o sile h=1 mm, pokovené 20 mikrometrti silnou
vrstvou médi. Relativni permitivita podlozky je rovna 4, ztratovy Cinitel pak 0,001. Pii navrhu
uvazujte vliv diskontinuit (oteviené konce, odboceni) na vedeni.

Porovnejte mozné alternativy zapojeni. UrCete Sitku pasma pro pokles pienosu -3dB a pasmo, v
némz je prizpusobeni na vstupu a vystupu lepsi nez -20dB. Urcete tolerancni pdsma soucastek
(rozmérh vedeni) tak, aby teoreticka vytéZnost vyroby byla alespont 90%.

Navrh zpracujte tak, Ze bude obsahovat titulni stranu s udaji o zpracovateli, toto zadani, schéma
zapojeni navrzenych obvodii, hodnoty soucastek, graficka znazornéni vypoctenych charakteristik

zesilovacu (velikosti odrazl a pfenost, zavislosti vytéznosti vyroby na hodnotach soucéstek) a
vykres motivu mikropaskovych vedeni. Parametry tranzistor naleznete na www.mide.cz/spar/.

Poznamka: Obvody se soustfedénymi parametry navrhnéte i v pfipade, kdy vychazeji nerealizovatelné hodnoty.



Z.adani cCislo 87

Navrh uzkopasmového zesilovace

Ukol: Navrhnéte jednostupiiovy tranzistorovy zesilovaé

s tranzistorem atf26150 na frekvenci 17154 MHz. Vstupni a vystupni pfizptisobovaci obvody
proved'te:

a) s diskrétnimi souc¢astkami

b) pomoci tsekit mikropaskového vedeni.

Pokyny k vypracovani:

Zkontrolujte, zda je tranzistor na zadané frekvenci stabilni. Pokud tomu tak neni, pozadejte
cvi¢iciho o zménu zadani.

Mikropaskova vedeni navrhnéte na podlozce o sile h=1 mm, pokovené 20 mikrometrti silnou
vrstvou médi. Relativni permitivita podlozky je rovna 4, ztratovy Cinitel pak 0,001. Pfi navrhu
uvazujte vliv diskontinuit (oteviené konce, odboceni) na vedeni.

Porovnejte mozné alternativy zapojeni. UrCete Sitku pasma pro pokles pienosu -3dB a pasmo, v
némz je prizpusobeni na vstupu a vystupu lepsi nez -20dB. Urcete tolerancni pdsma soucastek
(rozmérh vedeni) tak, aby teoreticka vytéZnost vyroby byla alespont 90%.

Navrh zpracujte tak, Ze bude obsahovat titulni stranu s udaji o zpracovateli, toto zadani, schéma
zapojeni navrzenych obvodii, hodnoty soucastek, graficka znazornéni vypoctenych charakteristik

zesilovacu (velikosti odrazli a pfenost, zavislosti vytéznosti vyroby na hodnotach soucéstek) a
vykres motivu mikropaskovych vedeni. Parametry tranzistor naleznete na www.mide.cz/spar/.

Poznamka: Obvody se soustfedénymi parametry navrhnéte i v pfipade, kdy vychazeji nerealizovatelné hodnoty.



Z.adani cCislo 88

Navrh uzkopasmového zesilovace

Ukol: Navrhnéte jednostupiiovy tranzistorovy zesilovaé

s tranzistorem atf26350 na frekvenci 12876 MHz. Vstupni a vystupni pfizptisobovaci obvody
proved'te:

a) s diskrétnimi souc¢astkami

b) pomoci tsekit mikropaskového vedeni.

Pokyny k vypracovani:

Zkontrolujte, zda je tranzistor na zadané frekvenci stabilni. Pokud tomu tak neni, pozadejte
cvi¢iciho o zménu zadani.

Mikropaskova vedeni navrhnéte na podlozce o sile h=1 mm, pokovené 20 mikrometrti silnou
vrstvou médi. Relativni permitivita podlozky je rovna 4, ztratovy Cinitel pak 0,001. Pfi navrhu
uvazujte vliv diskontinuit (oteviené konce, odboceni) na vedeni.

Porovnejte mozné alternativy zapojeni. UrCete Sitku pasma pro pokles pienosu -3dB a pasmo, v
némz je prizpusobeni na vstupu a vystupu lepsi nez -20dB. Urcete tolerancni pdsma soucastek
(rozmérh vedeni) tak, aby teoreticka vytéZnost vyroby byla alespont 90%.

Navrh zpracujte tak, Ze bude obsahovat titulni stranu s udaji o zpracovateli, toto zadani, schéma
zapojeni navrzenych obvodii, hodnoty soucastek, graficka znazornéni vypoctenych charakteristik

zesilovacu (velikosti odrazl a pfenost, zavislosti vytéznosti vyroby na hodnotach soucéstek) a
vykres motivu mikropaskovych vedeni. Parametry tranzistor naleznete na www.mide.cz/spar/.

Poznamka: Obvody se soustfedénymi parametry navrhnéte i v pfipade, kdy vychazeji nerealizovatelné hodnoty.



Z.adani cCislo 89

Navrh uzkopasmového zesilovace

Ukol: Navrhnéte jednostupiiovy tranzistorovy zesilovaé

s tranzistorem atf26350 na frekvenci 14089 MHz. Vstupni a vystupni pfizptisobovaci obvody
proved'te:

a) s diskrétnimi souc¢astkami

b) pomoci tsekit mikropaskového vedeni.

Pokyny k vypracovani:

Zkontrolujte, zda je tranzistor na zadané frekvenci stabilni. Pokud tomu tak neni, pozadejte
cvi¢iciho o zménu zadani.

Mikropaskova vedeni navrhnéte na podlozce o sile h=1 mm, pokovené 20 mikrometrti silnou
vrstvou médi. Relativni permitivita podlozky je rovna 4, ztratovy Cinitel pak 0,001. Pfi navrhu
uvazujte vliv diskontinuit (oteviené konce, odboceni) na vedeni.

Porovnejte mozné alternativy zapojeni. UrCete Sitku pasma pro pokles pienosu -3dB a pasmo, v
némz je prizpusobeni na vstupu a vystupu lepsi nez -20dB. Urcete tolerancni pdsma soucastek
(rozmé&rh vedeni) tak, aby teoreticka vytéZnost vyroby byla alespont 90%.

Navrh zpracujte tak, Ze bude obsahovat titulni stranu s udaji o zpracovateli, toto zadani, schéma
zapojeni navrzenych obvodii, hodnoty soucastek, graficka znazornéni vypoctenych charakteristik

zesilovacu (velikosti odrazli a pfenost, zavislosti vytéznosti vyroby na hodnotach soucéstek) a
vykres motivu mikropaskovych vedeni. Parametry tranzistor naleznete na www.mide.cz/spar/.

Poznamka: Obvody se soustfedénymi parametry navrhnéte i v pfipade, kdy vychazeji nerealizovatelné hodnoty.



Z.adani cislo 90

Navrh uzkopasmového zesilovace

Ukol: Navrhnéte jednostupiiovy tranzistorovy zesilovaé

s tranzistorem mgf1402 na frekvenci 10204 MHz. Vstupni a vystupni ptizpisobovaci obvody
proved'te:

a) s diskrétnimi souc¢astkami

b) pomoci tsekit mikropaskového vedeni.

Pokyny k vypracovani:

Zkontrolujte, zda je tranzistor na zadané frekvenci stabilni. Pokud tomu tak neni, pozadejte
cvi¢iciho o zménu zadani.

Mikropaskova vedeni navrhnéte na podlozce o sile h=1 mm, pokovené 20 mikrometrti silnou
vrstvou médi. Relativni permitivita podlozky je rovna 4, ztratovy Cinitel pak 0,001. Pii navrhu
uvazujte vliv diskontinuit (oteviené konce, odboceni) na vedeni.

Porovnejte mozné alternativy zapojeni. UrCete Sitku pasma pro pokles pienosu -3dB a pasmo, v
némz je prizpusobeni na vstupu a vystupu lepsi nez -20dB. Urcete tolerancni pdsma soucastek
(rozmérh vedeni) tak, aby teoreticka vytéZnost vyroby byla alespont 90%.

Navrh zpracujte tak, ze bude obsahovat titulni stranu s udaji o zpracovateli, toto zadani, schéma
zapojeni navrzenych obvodii, hodnoty soucastek, graficka znazornéni vypoctenych charakteristik

zesilovacu (velikosti odrazli a pfenost, zavislosti vytéznosti vyroby na hodnotach soucéstek) a
vykres motivu mikropaskovych vedeni. Parametry tranzistor naleznete na www.mide.cz/spar/.

Poznamka: Obvody se soustfedénymi parametry navrhnéte i v pfipade, kdy vychazeji nerealizovatelné hodnoty.



Z.adani cCislo 91

Navrh uzkopasmového zesilovace

Ukol: Navrhnéte jednostupiiovy tranzistorovy zesilovaé

s tranzistorem atf13336 na frekvenci 12345 MHz. Vstupni a vystupni ptfizptisobovaci obvody
proved'te:

a) s diskrétnimi souc¢astkami

b) pomoci tsekit mikropaskového vedeni.

Pokyny k vypracovani:

Zkontrolujte, zda je tranzistor na zadané frekvenci stabilni. Pokud tomu tak neni, pozadejte
cvi¢iciho o zménu zadani.

Mikropaskova vedeni navrhnéte na podlozce o sile h=1 mm, pokovené 20 mikrometrti silnou
vrstvou médi. Relativni permitivita podlozky je rovna 4, ztratovy Cinitel pak 0,001. Pfi navrhu
uvazujte vliv diskontinuit (oteviené konce, odboceni) na vedeni.

Porovnejte mozné alternativy zapojeni. UrCete Sitku pasma pro pokles pienosu -3dB a pasmo, v
némz je prizpusobeni na vstupu a vystupu lepsi nez -20dB. Urcete tolerancni pdsma soucastek
(rozmérh vedeni) tak, aby teoreticka vytéZnost vyroby byla alespont 90%.

Navrh zpracujte tak, zZe bude obsahovat titulni stranu s udaji o zpracovateli, toto zadani, schéma
zapojeni navrzenych obvodii, hodnoty soucastek, graficka znazornéni vypoctenych charakteristik

zesilovacu (velikosti odrazli a pfenost, zavislosti vytéznosti vyroby na hodnotach soucéstek) a
vykres motivu mikropaskovych vedeni. Parametry tranzistor naleznete na www.mide.cz/spar/.

Poznamka: Obvody se soustfedénymi parametry navrhnéte i v pfipade, kdy vychazeji nerealizovatelné hodnoty.



Z.adani cCislo 92

Navrh uzkopasmového zesilovace

Ukol: Navrhnéte jednostupiiovy tranzistorovy zesilovaé

s tranzistorem atf26884 na frekvenci 11753 MHz. Vstupni a vystupni pfizptisobovaci obvody
proved'te:

a) s diskrétnimi souc¢astkami

b) pomoci tsekit mikropaskového vedeni.

Pokyny k vypracovani:

Zkontrolujte, zda je tranzistor na zadané frekvenci stabilni. Pokud tomu tak neni, pozadejte
cvi¢iciho o zménu zadani.

Mikropaskova vedeni navrhnéte na podlozce o sile h=1 mm, pokovené 20 mikrometrti silnou
vrstvou médi. Relativni permitivita podlozky je rovna 4, ztratovy Cinitel pak 0,001. Pfi navrhu
uvazujte vliv diskontinuit (oteviené konce, odboceni) na vedeni.

Porovnejte mozné alternativy zapojeni. UrCete Sitku pasma pro pokles pienosu -3dB a pasmo, v
némz je prizpusobeni na vstupu a vystupu lepsi nez -20dB. Urcete tolerancni pdsma soucastek
(rozmérh vedeni) tak, aby teoreticka vytéZnost vyroby byla alespont 90%.

Navrh zpracujte tak, Ze bude obsahovat titulni stranu s udaji o zpracovateli, toto zadani, schéma
zapojeni navrzenych obvodii, hodnoty soucastek, graficka znazornéni vypoctenych charakteristik

zesilovacu (velikosti odrazli a pfenost, zavislosti vytéznosti vyroby na hodnotach soucéstek) a
vykres motivu mikropaskovych vedeni. Parametry tranzistor naleznete na www.mide.cz/spar/.

Poznamka: Obvody se soustfedénymi parametry navrhnéte i v pfipade, kdy vychazeji nerealizovatelné hodnoty.



Z.adani cCislo 93

Navrh uzkopasmového zesilovace

Ukol: Navrhnéte jednostupiiovy tranzistorovy zesilovaé

s tranzistorem at12535 na frekvenci 10450 MHz. Vstupni a vystupni pfizpusobovaci obvody
proved'te:

a) s diskrétnimi souc¢astkami

b) pomoci tsekit mikropaskového vedeni.

Pokyny k vypracovani:

Zkontrolujte, zda je tranzistor na zadané frekvenci stabilni. Pokud tomu tak neni, pozadejte
cvi¢iciho o zménu zadani.

Mikropaskova vedeni navrhnéte na podlozce o sile h=1 mm, pokovené 20 mikrometrti silnou
vrstvou médi. Relativni permitivita podlozky je rovna 4, ztratovy Cinitel pak 0,001. Pii navrhu
uvazujte vliv diskontinuit (oteviené konce, odboceni) na vedeni.

Porovnejte mozné alternativy zapojeni. UrCete Sitku pasma pro pokles pienosu -3dB a pasmo, v
némz je prizpusobeni na vstupu a vystupu lepsi nez -20dB. Urcete tolerancni pdsma soucastek
(rozmérh vedeni) tak, aby teoreticka vytéZnost vyroby byla alespont 90%.

Navrh zpracujte tak, ze bude obsahovat titulni stranu s udaji o zpracovateli, toto zadani, schéma
zapojeni navrzenych obvodii, hodnoty soucastek, graficka znazornéni vypoctenych charakteristik

zesilovacu (velikosti odrazli a pfenost, zavislosti vytéznosti vyroby na hodnotach soucéstek) a
vykres motivu mikropaskovych vedeni. Parametry tranzistor naleznete na www.mide.cz/spar/.

Poznamka: Obvody se soustfedénymi parametry navrhnéte i v pfipade, kdy vychazeji nerealizovatelné hodnoty.



Z.adani c¢islo 94

Navrh uzkopasmového zesilovace

Ukol: Navrhnéte jednostupiiovy tranzistorovy zesilovaé

s tranzistorem atf26884 na frekvenci 10967 MHz. Vstupni a vystupni pfizptisobovaci obvody
proved'te:

a) s diskrétnimi souc¢astkami

b) pomoci tsekit mikropaskového vedeni.

Pokyny k vypracovani:

Zkontrolujte, zda je tranzistor na zadané frekvenci stabilni. Pokud tomu tak neni, pozadejte
cvi¢iciho o zménu zadani.

Mikropaskova vedeni navrhnéte na podlozce o sile h=1 mm, pokovené 20 mikrometrti silnou
vrstvou médi. Relativni permitivita podlozky je rovna 4, ztratovy Cinitel pak 0,001. Pfi navrhu
uvazujte vliv diskontinuit (oteviené konce, odboceni) na vedeni.

Porovnejte mozné alternativy zapojeni. UrCete Sitku pasma pro pokles pienosu -3dB a pasmo, v
némz je prizpusobeni na vstupu a vystupu lepsi nez -20dB. Urcete tolerancni pdsma soucastek
(rozmérh vedeni) tak, aby teoreticka vytéZnost vyroby byla alespont 90%.

Navrh zpracujte tak, Ze bude obsahovat titulni stranu s udaji o zpracovateli, toto zadani, schéma
zapojeni navrzenych obvodii, hodnoty soucastek, graficka znazornéni vypoctenych charakteristik

zesilovacu (velikosti odrazli a pfenost, zavislosti vytéznosti vyroby na hodnotach soucéstek) a
vykres motivu mikropaskovych vedeni. Parametry tranzistor naleznete na www.mide.cz/spar/.

Poznamka: Obvody se soustfedénymi parametry navrhnéte i v pfipade, kdy vychazeji nerealizovatelné hodnoty.



Z.adani cCislo 95

Navrh uzkopasmového zesilovace

Ukol: Navrhnéte jednostupiiovy tranzistorovy zesilovaé

s tranzistorem atf14484 na frekvenci 15632 MHz. Vstupni a vystupni pfizptisobovaci obvody
proved'te:

a) s diskrétnimi souc¢astkami

b) pomoci tsekit mikropaskového vedeni.

Pokyny k vypracovani:

Zkontrolujte, zda je tranzistor na zadané frekvenci stabilni. Pokud tomu tak neni, pozadejte
cvi¢iciho o zménu zadani.

Mikropaskova vedeni navrhnéte na podlozce o sile h=1 mm, pokovené 20 mikrometrti silnou
vrstvou médi. Relativni permitivita podlozky je rovna 4, ztratovy Cinitel pak 0,001. Pfi navrhu
uvazujte vliv diskontinuit (oteviené konce, odboceni) na vedeni.

Porovnejte mozné alternativy zapojeni. UrCete Sitku pasma pro pokles pienosu -3dB a pasmo, v
némz je prizpusobeni na vstupu a vystupu lepsi nez -20dB. Urcete tolerancni pdsma soucastek
(rozmérh vedeni) tak, aby teoreticka vytéZnost vyroby byla alespont 90%.

Navrh zpracujte tak, ze bude obsahovat titulni stranu s udaji o zpracovateli, toto zadani, schéma
zapojeni navrzenych obvodii, hodnoty soucastek, graficka znazornéni vypoctenych charakteristik

zesilovacu (velikosti odrazli a pfenost, zavislosti vytéznosti vyroby na hodnotach soucéstek) a
vykres motivu mikropaskovych vedeni. Parametry tranzistor naleznete na www.mide.cz/spar/.

Poznamka: Obvody se soustfedénymi parametry navrhnéte i v pfipade, kdy vychazeji nerealizovatelné hodnoty.



Z.adani cCislo 96

Navrh uzkopasmového zesilovace

Ukol: Navrhnéte jednostupiiovy tranzistorovy zesilovaé

s tranzistorem thx05 na frekvenci 15701 MHz. Vstupni a vystupni ptizpisobovaci obvody
proved'te:

a) s diskrétnimi souc¢astkami

b) pomoci tsekit mikropaskového vedeni.

Pokyny k vypracovani:

Zkontrolujte, zda je tranzistor na zadané frekvenci stabilni. Pokud tomu tak neni, pozadejte
cvi¢iciho o zménu zadani.

Mikropaskova vedeni navrhnéte na podlozce o sile h=1 mm, pokovené 20 mikrometrti silnou
vrstvou médi. Relativni permitivita podlozky je rovna 4, ztratovy Cinitel pak 0,001. Pii navrhu
uvazujte vliv diskontinuit (oteviené konce, odboceni) na vedeni.

Porovnejte mozné alternativy zapojeni. UrCete Sitku pasma pro pokles pienosu -3dB a pasmo, v
némz je prizpusobeni na vstupu a vystupu lepsi nez -20dB. Urcete tolerancni pdsma soucastek
(rozmérh vedeni) tak, aby teoreticka vytéZnost vyroby byla alespont 90%.

Navrh zpracujte tak, ze bude obsahovat titulni stranu s udaji o zpracovateli, toto zadani, schéma
zapojeni navrzenych obvodii, hodnoty soucastek, graficka znazornéni vypoctenych charakteristik

zesilovacu (velikosti odrazl a pfenost, zavislosti vytéznosti vyroby na hodnotach soucéstek) a
vykres motivu mikropaskovych vedeni. Parametry tranzistor naleznete na www.mide.cz/spar/.

Poznamka: Obvody se soustfedénymi parametry navrhnéte i v pfipade, kdy vychazeji nerealizovatelné hodnoty.



Z.adani cCislo 97

Navrh uzkopasmového zesilovace

Ukol: Navrhnéte jednostupiiovy tranzistorovy zesilovaé

s tranzistorem atf45171 na frekvenci 6973 MHz. Vstupni a vystupni pfizpisobovaci obvody
proved'te:

a) s diskrétnimi souc¢astkami

b) pomoci tsekit mikropaskového vedeni.

Pokyny k vypracovani:

Zkontrolujte, zda je tranzistor na zadané frekvenci stabilni. Pokud tomu tak neni, pozadejte
cvi¢iciho o zménu zadani.

Mikropaskova vedeni navrhnéte na podlozce o sile h=1 mm, pokovené 20 mikrometrti silnou
vrstvou médi. Relativni permitivita podlozky je rovna 4, ztratovy Cinitel pak 0,001. Pii navrhu
uvazujte vliv diskontinuit (oteviené konce, odboceni) na vedeni.

Porovnejte mozné alternativy zapojeni. UrCete Sitku pasma pro pokles pienosu -3dB a pasmo, v
némz je prizpusobeni na vstupu a vystupu lepsi nez -20dB. Urcete tolerancni pdsma soucastek
(rozmérh vedeni) tak, aby teoreticka vytéZnost vyroby byla alespont 90%.

Navrh zpracujte tak, ze bude obsahovat titulni stranu s udaji o zpracovateli, toto zadani, schéma
zapojeni navrzenych obvodii, hodnoty soucastek, graficka znazornéni vypoctenych charakteristik

zesilovacu (velikosti odrazli a pfenost, zavislosti vytéznosti vyroby na hodnotach soucéstek) a
vykres motivu mikropaskovych vedeni. Parametry tranzistor naleznete na www.mide.cz/spar/.

Poznamka: Obvody se soustfedénymi parametry navrhnéte i v pfipade, kdy vychazeji nerealizovatelné hodnoty.



Z.adani cCislo 98

Navrh uzkopasmového zesilovace

Ukol: Navrhnéte jednostupiiovy tranzistorovy zesilovaé

s tranzistorem at12535 na frekvenci 8900 MHz. Vstupni a vystupni ptizptisobovaci obvody
proved'te:

a) s diskrétnimi souc¢astkami

b) pomoci tsekit mikropaskového vedeni.

Pokyny k vypracovani:

Zkontrolujte, zda je tranzistor na zadané frekvenci stabilni. Pokud tomu tak neni, pozadejte
cvi¢iciho o zménu zadani.

Mikropaskova vedeni navrhnéte na podlozce o sile h=1 mm, pokovené 20 mikrometrti silnou
vrstvou médi. Relativni permitivita podlozky je rovna 4, ztratovy Cinitel pak 0,001. Pii navrhu
uvazujte vliv diskontinuit (oteviené konce, odboceni) na vedeni.

Porovnejte mozné alternativy zapojeni. UrCete Sitku pasma pro pokles pienosu -3dB a pasmo, v
némz je prizpusobeni na vstupu a vystupu lepsi nez -20dB. Urcete tolerancni pdsma soucastek
(rozmérh vedeni) tak, aby teoreticka vytéZnost vyroby byla alespont 90%.

Navrh zpracujte tak, zZe bude obsahovat titulni stranu s udaji o zpracovateli, toto zadani, schéma
zapojeni navrzenych obvodii, hodnoty soucastek, graficka znazornéni vypoctenych charakteristik

zesilovacu (velikosti odrazli a pfenost, zavislosti vytéznosti vyroby na hodnotach soucéstek) a
vykres motivu mikropaskovych vedeni. Parametry tranzistor naleznete na www.mide.cz/spar/.

Poznamka: Obvody se soustfedénymi parametry navrhnéte i v pfipade, kdy vychazeji nerealizovatelné hodnoty.



Z.adani cCislo 99

Navrh uzkopasmového zesilovace

Ukol: Navrhnéte jednostupiiovy tranzistorovy zesilovaé

s tranzistorem mgf1402 na frekvenci 9304 MHz. Vstupni a vystupni pfizpiisobovaci obvody
proved'te:

a) s diskrétnimi souc¢astkami

b) pomoci tsekit mikropaskového vedeni.

Pokyny k vypracovani:

Zkontrolujte, zda je tranzistor na zadané frekvenci stabilni. Pokud tomu tak neni, pozadejte
cvi¢iciho o zménu zadani.

Mikropaskova vedeni navrhnéte na podlozce o sile h=1 mm, pokovené 20 mikrometrti silnou
vrstvou médi. Relativni permitivita podlozky je rovna 4, ztratovy Cinitel pak 0,001. Pfi navrhu
uvazujte vliv diskontinuit (oteviené konce, odboceni) na vedeni.

Porovnejte mozné alternativy zapojeni. UrCete Sitku pasma pro pokles pienosu -3dB a pasmo, v
némz je prizpusobeni na vstupu a vystupu lepsi nez -20dB. Urcete tolerancni pdsma soucastek
(rozmérh vedeni) tak, aby teoreticka vytéZnost vyroby byla alespont 90%.

Navrh zpracujte tak, ze bude obsahovat titulni stranu s udaji o zpracovateli, toto zadani, schéma
zapojeni navrzenych obvodii, hodnoty soucastek, graficka znazornéni vypoctenych charakteristik

zesilovacu (velikosti odrazli a pfenost, zavislosti vytéznosti vyroby na hodnotach soucéstek) a
vykres motivu mikropaskovych vedeni. Parametry tranzistor naleznete na www.mide.cz/spar/.

Poznamka: Obvody se soustfedénymi parametry navrhnéte i v pfipade, kdy vychazeji nerealizovatelné hodnoty.



Z.adani cislo 100

Navrh uzkopasmového zesilovace

Ukol: Navrhnéte jednostupiiovy tranzistorovy zesilovaé

s tranzistorem atf13284 na frekvenci 15777 MHz. Vstupni a vystupni pfizptisobovaci obvody
proved'te:

a) s diskrétnimi souc¢astkami

b) pomoci tsekit mikropaskového vedeni.

Pokyny k vypracovani:

Zkontrolujte, zda je tranzistor na zadané frekvenci stabilni. Pokud tomu tak neni, pozadejte
cvi¢iciho o zménu zadani.

Mikropaskova vedeni navrhnéte na podlozce o sile h=1 mm, pokovené 20 mikrometrti silnou
vrstvou médi. Relativni permitivita podlozky je rovna 4, ztratovy Cinitel pak 0,001. Pfi navrhu
uvazujte vliv diskontinuit (oteviené konce, odboceni) na vedeni.

Porovnejte mozné alternativy zapojeni. UrCete Sitku pasma pro pokles pienosu -3dB a pasmo, v
némz je prizpusobeni na vstupu a vystupu lepsi nez -20dB. Urcete tolerancni pdsma soucastek
(rozmé&rh vedeni) tak, aby teoreticka vytéZnost vyroby byla alespont 90%.

Navrh zpracujte tak, Ze bude obsahovat titulni stranu s udaji o zpracovateli, toto zadani, schéma
zapojeni navrzenych obvodii, hodnoty soucastek, graficka znazornéni vypoctenych charakteristik

zesilovacu (velikosti odrazli a pfenost, zavislosti vytéznosti vyroby na hodnotach soucéstek) a
vykres motivu mikropaskovych vedeni. Parametry tranzistor naleznete na www.mide.cz/spar/.

Poznamka: Obvody se soustfedénymi parametry navrhnéte i v pfipade, kdy vychazeji nerealizovatelné hodnoty.



Z.adani cislo 101

Navrh uzkopasmového zesilovace

Ukol: Navrhnéte jednostupiiovy tranzistorovy zesilovaé

s tranzistorem atf45171 na frekvenci 9801 MHz. Vstupni a vystupni pfizpisobovaci obvody
proved'te:

a) s diskrétnimi souc¢astkami

b) pomoci tsekit mikropaskového vedeni.

Pokyny k vypracovani:

Zkontrolujte, zda je tranzistor na zadané frekvenci stabilni. Pokud tomu tak neni, pozadejte
cvi¢iciho o zménu zadani.

Mikropaskova vedeni navrhnéte na podlozce o sile h=1 mm, pokovené 20 mikrometrti silnou
vrstvou médi. Relativni permitivita podlozky je rovna 4, ztratovy Cinitel pak 0,001. Pii navrhu
uvazujte vliv diskontinuit (oteviené konce, odboceni) na vedeni.

Porovnejte mozné alternativy zapojeni. UrCete Sitku pasma pro pokles pienosu -3dB a pasmo, v
némz je prizpusobeni na vstupu a vystupu lepsi nez -20dB. Urcete tolerancni pdsma soucastek
(rozmérh vedeni) tak, aby teoreticka vytéZnost vyroby byla alespont 90%.

Navrh zpracujte tak, ze bude obsahovat titulni stranu s udaji o zpracovateli, toto zadani, schéma
zapojeni navrzenych obvodii, hodnoty soucastek, graficka znazornéni vypoctenych charakteristik

zesilovacu (velikosti odrazli a pfenost, zavislosti vytéznosti vyroby na hodnotach soucéstek) a
vykres motivu mikropaskovych vedeni. Parametry tranzistor naleznete na www.mide.cz/spar/.

Poznamka: Obvody se soustfedénymi parametry navrhnéte i v pfipade, kdy vychazeji nerealizovatelné hodnoty.



Z.adani cislo 102

Navrh uzkopasmového zesilovace

Ukol: Navrhnéte jednostupiiovy tranzistorovy zesilovaé

s tranzistorem atf14484 na frekvenci 13967 MHz. Vstupni a vystupni pfizptisobovaci obvody
proved'te:

a) s diskrétnimi souc¢astkami

b) pomoci tsekit mikropaskového vedeni.

Pokyny k vypracovani:

Zkontrolujte, zda je tranzistor na zadané frekvenci stabilni. Pokud tomu tak neni, pozadejte
cvi¢iciho o zménu zadani.

Mikropaskova vedeni navrhnéte na podlozce o sile h=1 mm, pokovené 20 mikrometrti silnou
vrstvou médi. Relativni permitivita podlozky je rovna 4, ztratovy Cinitel pak 0,001. Pfi navrhu
uvazujte vliv diskontinuit (oteviené konce, odboceni) na vedeni.

Porovnejte mozné alternativy zapojeni. UrCete Sitku pasma pro pokles pienosu -3dB a pasmo, v
némz je prizpusobeni na vstupu a vystupu lepsi nez -20dB. Urcete tolerancni pdsma soucastek
(rozmérh vedeni) tak, aby teoreticka vytéZnost vyroby byla alespont 90%.

Navrh zpracujte tak, zZe bude obsahovat titulni stranu s udaji o zpracovateli, toto zadani, schéma
zapojeni navrzenych obvodii, hodnoty soucastek, graficka znazornéni vypoctenych charakteristik

zesilovacu (velikosti odrazl a pfenost, zavislosti vytéznosti vyroby na hodnotach soucéstek) a
vykres motivu mikropaskovych vedeni. Parametry tranzistor naleznete na www.mide.cz/spar/.

Poznamka: Obvody se soustfedénymi parametry navrhnéte i v pfipade, kdy vychazeji nerealizovatelné hodnoty.



Z.adani cislo 103

Navrh uzkopasmového zesilovace

Ukol: Navrhnéte jednostupiiovy tranzistorovy zesilovaé

s tranzistorem atf26884 na frekvenci 14522 MHz. Vstupni a vystupni pfizptisobovaci obvody
proved'te:

a) s diskrétnimi souc¢astkami

b) pomoci tsekit mikropaskového vedeni.

Pokyny k vypracovani:

Zkontrolujte, zda je tranzistor na zadané frekvenci stabilni. Pokud tomu tak neni, pozadejte
cvi¢iciho o zménu zadani.

Mikropaskova vedeni navrhnéte na podlozce o sile h=1 mm, pokovené 20 mikrometrti silnou
vrstvou médi. Relativni permitivita podlozky je rovna 4, ztratovy Cinitel pak 0,001. Pfi navrhu
uvazujte vliv diskontinuit (oteviené konce, odboceni) na vedeni.

Porovnejte mozné alternativy zapojeni. UrCete Sitku pasma pro pokles pienosu -3dB a pasmo, v
némz je prizpusobeni na vstupu a vystupu lepsi nez -20dB. Urcete tolerancni pdsma soucastek
(rozmé&rh vedeni) tak, aby teoreticka vytéZnost vyroby byla alespont 90%.

Navrh zpracujte tak, Ze bude obsahovat titulni stranu s udaji o zpracovateli, toto zadani, schéma
zapojeni navrzenych obvodii, hodnoty soucastek, graficka znazornéni vypoctenych charakteristik

zesilovacu (velikosti odrazli a pfenost, zavislosti vytéznosti vyroby na hodnotach soucéstek) a
vykres motivu mikropaskovych vedeni. Parametry tranzistor naleznete na www.mide.cz/spar/.

Poznamka: Obvody se soustfedénymi parametry navrhnéte i v pfipade, kdy vychazeji nerealizovatelné hodnoty.



Z.adani cislo 104

Navrh uzkopasmového zesilovace

Ukol: Navrhnéte jednostupiiovy tranzistorovy zesilovaé

s tranzistorem atf13284 na frekvenci 13050 MHz. Vstupni a vystupni ptizptisobovaci obvody
proved'te:

a) s diskrétnimi souc¢astkami

b) pomoci tsekit mikropaskového vedeni.

Pokyny k vypracovani:

Zkontrolujte, zda je tranzistor na zadané frekvenci stabilni. Pokud tomu tak neni, pozadejte
cvi¢iciho o zménu zadani.

Mikropaskova vedeni navrhnéte na podlozce o sile h=1 mm, pokovené 20 mikrometrti silnou
vrstvou médi. Relativni permitivita podlozky je rovna 4, ztratovy Cinitel pak 0,001. Pii navrhu
uvazujte vliv diskontinuit (oteviené konce, odboceni) na vedeni.

Porovnejte mozné alternativy zapojeni. UrCete Sitku pasma pro pokles pienosu -3dB a pasmo, v
némz je prizpusobeni na vstupu a vystupu lepsi nez -20dB. Urcete tolerancni pdsma soucastek
(rozmérh vedeni) tak, aby teoreticka vytéZnost vyroby byla alespont 90%.

Navrh zpracujte tak, Ze bude obsahovat titulni stranu s udaji o zpracovateli, toto zadani, schéma
zapojeni navrzenych obvodii, hodnoty soucastek, graficka znazornéni vypoctenych charakteristik

zesilovacu (velikosti odrazli a pfenost, zavislosti vytéznosti vyroby na hodnotach soucéstek) a
vykres motivu mikropaskovych vedeni. Parametry tranzistor naleznete na www.mide.cz/spar/.

Poznamka: Obvody se soustfedénymi parametry navrhnéte i v pfipade, kdy vychazeji nerealizovatelné hodnoty.



Z.adani cislo 105

Navrh uzkopasmového zesilovace

Ukol: Navrhnéte jednostupiiovy tranzistorovy zesilovaé

s tranzistorem at64023 na frekvenci 2800 MHz. Vstupni a vystupni ptizptisobovaci obvody
proved'te:

a) s diskrétnimi souc¢astkami

b) pomoci tsekit mikropaskového vedeni.

Pokyny k vypracovani:

Zkontrolujte, zda je tranzistor na zadané frekvenci stabilni. Pokud tomu tak neni, pozadejte
cvi¢iciho o zménu zadani.

Mikropaskova vedeni navrhnéte na podlozce o sile h=1 mm, pokovené 20 mikrometrti silnou
vrstvou médi. Relativni permitivita podlozky je rovna 4, ztratovy Cinitel pak 0,001. Pii navrhu
uvazujte vliv diskontinuit (oteviené konce, odboceni) na vedeni.

Porovnejte mozné alternativy zapojeni. UrCete Sitku pasma pro pokles pienosu -3dB a pasmo, v
némz je prizpusobeni na vstupu a vystupu lepsi nez -20dB. Urcete tolerancni pdsma soucastek
(rozmérh vedeni) tak, aby teoreticka vytéZnost vyroby byla alespont 90%.

Navrh zpracujte tak, ze bude obsahovat titulni stranu s udaji o zpracovateli, toto zadani, schéma
zapojeni navrzenych obvodii, hodnoty soucastek, graficka znazornéni vypoctenych charakteristik

zesilovacu (velikosti odrazli a pfenost, zavislosti vytéznosti vyroby na hodnotach soucéstek) a
vykres motivu mikropaskovych vedeni. Parametry tranzistor naleznete na www.mide.cz/spar/.

Poznamka: Obvody se soustfedénymi parametry navrhnéte i v pfipade, kdy vychazeji nerealizovatelné hodnoty.



Z.adani cislo 106

Navrh uzkopasmového zesilovace

Ukol: Navrhnéte jednostupiiovy tranzistorovy zesilovaé

s tranzistorem atf14484 na frekvenci 15000 MHz. Vstupni a vystupni pfizptisobovaci obvody
proved'te:

a) s diskrétnimi souc¢astkami

b) pomoci tsekit mikropaskového vedeni.

Pokyny k vypracovani:

Zkontrolujte, zda je tranzistor na zadané frekvenci stabilni. Pokud tomu tak neni, pozadejte
cvi¢iciho o zménu zadani.

Mikropaskova vedeni navrhnéte na podlozce o sile h=1 mm, pokovené 20 mikrometrti silnou
vrstvou médi. Relativni permitivita podlozky je rovna 4, ztratovy Cinitel pak 0,001. Pfi navrhu
uvazujte vliv diskontinuit (oteviené konce, odboceni) na vedeni.

Porovnejte mozné alternativy zapojeni. UrCete Sitku pasma pro pokles pienosu -3dB a pasmo, v
némz je prizpusobeni na vstupu a vystupu lepsi nez -20dB. Urcete tolerancni pdsma soucastek
(rozmérh vedeni) tak, aby teoreticka vytéZnost vyroby byla alespont 90%.

Navrh zpracujte tak, Ze bude obsahovat titulni stranu s udaji o zpracovateli, toto zadani, schéma
zapojeni navrzenych obvodii, hodnoty soucastek, graficka znazornéni vypoctenych charakteristik

zesilovacu (velikosti odrazli a pfenost, zavislosti vytéznosti vyroby na hodnotach soucéstek) a
vykres motivu mikropaskovych vedeni. Parametry tranzistor naleznete na www.mide.cz/spar/.

Poznamka: Obvody se soustfedénymi parametry navrhnéte i v pfipade, kdy vychazeji nerealizovatelné hodnoty.



Z.adani cislo 107

Navrh uzkopasmového zesilovace

Ukol: Navrhnéte jednostupiiovy tranzistorovy zesilovaé

s tranzistorem atf13336 na frekvenci 13100 MHz. Vstupni a vystupni ptizptisobovaci obvody
proved'te:

a) s diskrétnimi souc¢astkami

b) pomoci tsekit mikropaskového vedeni.

Pokyny k vypracovani:

Zkontrolujte, zda je tranzistor na zadané frekvenci stabilni. Pokud tomu tak neni, pozadejte
cvi¢iciho o zménu zadani.

Mikropaskova vedeni navrhnéte na podlozce o sile h=1 mm, pokovené 20 mikrometrti silnou
vrstvou médi. Relativni permitivita podlozky je rovna 4, ztratovy Cinitel pak 0,001. Pfi navrhu
uvazujte vliv diskontinuit (oteviené konce, odboceni) na vedeni.

Porovnejte mozné alternativy zapojeni. UrCete Sitku pasma pro pokles pienosu -3dB a pasmo, v
némz je prizpusobeni na vstupu a vystupu lepsi nez -20dB. Urcete tolerancni pdsma soucastek
(rozmérh vedeni) tak, aby teoreticka vytéZnost vyroby byla alespont 90%.

Navrh zpracujte tak, Ze bude obsahovat titulni stranu s udaji o zpracovateli, toto zadani, schéma
zapojeni navrzenych obvodii, hodnoty soucastek, graficka znazornéni vypoctenych charakteristik

zesilovacu (velikosti odrazli a pfenost, zavislosti vytéznosti vyroby na hodnotach soucéstek) a
vykres motivu mikropaskovych vedeni. Parametry tranzistor naleznete na www.mide.cz/spar/.

Poznamka: Obvody se soustfedénymi parametry navrhnéte i v pfipade, kdy vychazeji nerealizovatelné hodnoty.



Z.adani cislo 108

Navrh uzkopasmového zesilovace

Ukol: Navrhnéte jednostupiiovy tranzistorovy zesilovaé

s tranzistorem atf45171 na frekvenci 8235 MHz. Vstupni a vystupni pfizpisobovaci obvody
proved'te:

a) s diskrétnimi souc¢astkami

b) pomoci tsekit mikropaskového vedeni.

Pokyny k vypracovani:

Zkontrolujte, zda je tranzistor na zadané frekvenci stabilni. Pokud tomu tak neni, pozadejte
cvi¢iciho o zménu zadani.

Mikropaskova vedeni navrhnéte na podlozce o sile h=1 mm, pokovené 20 mikrometrti silnou
vrstvou médi. Relativni permitivita podlozky je rovna 4, ztratovy Cinitel pak 0,001. Pii navrhu
uvazujte vliv diskontinuit (oteviené konce, odboceni) na vedeni.

Porovnejte mozné alternativy zapojeni. UrCete Sitku pasma pro pokles pienosu -3dB a pasmo, v
némz je prizpusobeni na vstupu a vystupu lepsi nez -20dB. Urcete tolerancni pdsma soucastek
(rozmérh vedeni) tak, aby teoreticka vytéZnost vyroby byla alespont 90%.

Navrh zpracujte tak, ze bude obsahovat titulni stranu s udaji o zpracovateli, toto zadani, schéma
zapojeni navrzenych obvodii, hodnoty soucastek, graficka znazornéni vypoctenych charakteristik

zesilovacu (velikosti odrazli a pfenost, zavislosti vytéznosti vyroby na hodnotach soucéstek) a
vykres motivu mikropaskovych vedeni. Parametry tranzistor naleznete na www.mide.cz/spar/.

Poznamka: Obvody se soustfedénymi parametry navrhnéte i v pfipade, kdy vychazeji nerealizovatelné hodnoty.



Z.adani cislo 109

Navrh uzkopasmového zesilovace

Ukol: Navrhnéte jednostupiiovy tranzistorovy zesilovaé

s tranzistorem atf26884 na frekvenci 11111 MHz. Vstupni a vystupni pfizptisobovaci obvody
proved'te:

a) s diskrétnimi souc¢astkami

b) pomoci tsekit mikropaskového vedeni.

Pokyny k vypracovani:

Zkontrolujte, zda je tranzistor na zadané frekvenci stabilni. Pokud tomu tak neni, pozadejte
cvi¢iciho o zménu zadani.

Mikropaskova vedeni navrhnéte na podlozce o sile h=1 mm, pokovené 20 mikrometrti silnou
vrstvou médi. Relativni permitivita podlozky je rovna 4, ztratovy Cinitel pak 0,001. Pfi navrhu
uvazujte vliv diskontinuit (oteviené konce, odboceni) na vedeni.

Porovnejte mozné alternativy zapojeni. UrCete Sitku pasma pro pokles pienosu -3dB a pasmo, v
némz je prizpusobeni na vstupu a vystupu lepsi nez -20dB. Urcete tolerancni pdsma soucastek
(rozmérh vedeni) tak, aby teoreticka vytéZnost vyroby byla alespont 90%.

Navrh zpracujte tak, Ze bude obsahovat titulni stranu s udaji o zpracovateli, toto zadani, schéma
zapojeni navrzenych obvodii, hodnoty soucastek, graficka znazornéni vypoctenych charakteristik

zesilovacu (velikosti odrazli a pfenost, zavislosti vytéznosti vyroby na hodnotach soucéstek) a
vykres motivu mikropaskovych vedeni. Parametry tranzistor naleznete na www.mide.cz/spar/.

Poznamka: Obvody se soustfedénymi parametry navrhnéte i v pfipade, kdy vychazeji nerealizovatelné hodnoty.



Z.adani cislo 110

Navrh uzkopasmového zesilovace

Ukol: Navrhnéte jednostupiiovy tranzistorovy zesilovaé

s tranzistorem at60586 na frekvenci 4270 MHz. Vstupni a vystupni ptizptisobovaci obvody
proved'te:

a) s diskrétnimi souc¢astkami

b) pomoci tsekit mikropaskového vedeni.

Pokyny k vypracovani:

Zkontrolujte, zda je tranzistor na zadané frekvenci stabilni. Pokud tomu tak neni, pozadejte
cvi¢iciho o zménu zadani.

Mikropaskova vedeni navrhnéte na podlozce o sile h=1 mm, pokovené 20 mikrometrti silnou
vrstvou médi. Relativni permitivita podlozky je rovna 4, ztratovy Cinitel pak 0,001. Pii navrhu
uvazujte vliv diskontinuit (oteviené konce, odboceni) na vedeni.

Porovnejte mozné alternativy zapojeni. UrCete Sitku pasma pro pokles pienosu -3dB a pasmo, v
némz je prizpusobeni na vstupu a vystupu lepsi nez -20dB. Urcete tolerancni pdsma soucastek
(rozmérh vedeni) tak, aby teoreticka vytéZnost vyroby byla alespont 90%.

Navrh zpracujte tak, zZe bude obsahovat titulni stranu s udaji o zpracovateli, toto zadani, schéma
zapojeni navrzenych obvodii, hodnoty soucastek, graficka znazornéni vypoctenych charakteristik

zesilovacu (velikosti odrazli a pfenost, zavislosti vytéznosti vyroby na hodnotach soucéstek) a
vykres motivu mikropaskovych vedeni. Parametry tranzistor naleznete na www.mide.cz/spar/.

Poznamka: Obvody se soustfedénymi parametry navrhnéte i v pfipade, kdy vychazeji nerealizovatelné hodnoty.



Z.adani cislo 111

Navrh uzkopasmového zesilovace

Ukol: Navrhnéte jednostupiiovy tranzistorovy zesilovaé

s tranzistorem a60570a na frekvenci 3750 MHz. Vstupni a vystupni ptizpiisobovaci obvody
proved'te:

a) s diskrétnimi souc¢astkami

b) pomoci tsekit mikropaskového vedeni.

Pokyny k vypracovani:

Zkontrolujte, zda je tranzistor na zadané frekvenci stabilni. Pokud tomu tak neni, pozadejte
cvi¢iciho o zménu zadani.

Mikropaskova vedeni navrhnéte na podlozce o sile h=1 mm, pokovené 20 mikrometrti silnou
vrstvou médi. Relativni permitivita podlozky je rovna 4, ztratovy Cinitel pak 0,001. Pii navrhu
uvazujte vliv diskontinuit (oteviené konce, odboceni) na vedeni.

Porovnejte mozné alternativy zapojeni. UrCete Sitku pasma pro pokles pienosu -3dB a pasmo, v
némz je prizpusobeni na vstupu a vystupu lepsi nez -20dB. Urcete tolerancni pdsma soucastek
(rozmérh vedeni) tak, aby teoreticka vytéZnost vyroby byla alespont 90%.

Navrh zpracujte tak, zZe bude obsahovat titulni stranu s udaji o zpracovateli, toto zadani, schéma
zapojeni navrzenych obvodii, hodnoty soucastek, graficka znazornéni vypoctenych charakteristik

zesilovacu (velikosti odrazl a pfenost, zavislosti vytéznosti vyroby na hodnotach soucéstek) a
vykres motivu mikropaskovych vedeni. Parametry tranzistor naleznete na www.mide.cz/spar/.

Poznamka: Obvody se soustfedénymi parametry navrhnéte i v pfipade, kdy vychazeji nerealizovatelné hodnoty.



Z.adani Cislo 112

Navrh uzkopasmového zesilovace

Ukol: Navrhnéte jednostupiiovy tranzistorovy zesilovaé

s tranzistorem atf26884 na frekvenci 16702 MHz. Vstupni a vystupni pfizptisobovaci obvody
proved'te:

a) s diskrétnimi souc¢astkami

b) pomoci tsekil mikropaskového vedeni.

Pokyny k vypracovani:

Zkontrolujte, zda je tranzistor na zadané frekvenci stabilni. Pokud tomu tak neni, pozadejte
cvi¢iciho o zménu zadani.

Mikropaskova vedeni navrhnéte na podlozce o sile h=1 mm, pokovené 20 mikrometrti silnou
vrstvou médi. Relativni permitivita podlozky je rovna 4, ztratovy Cinitel pak 0,001. Pfi navrhu
uvazujte vliv diskontinuit (oteviené konce, odboceni) na vedeni.

Porovnejte mozné alternativy zapojeni. UrCete Sitku pasma pro pokles pienosu -3dB a pasmo, v
némz je prizpusobeni na vstupu a vystupu lepsi nez -20dB. Urcete tolerancni pdsma soucastek
(rozmérh vedeni) tak, aby teoreticka vytéZnost vyroby byla alespont 90%.

Navrh zpracujte tak, Ze bude obsahovat titulni stranu s udaji o zpracovateli, toto zadani, schéma
zapojeni navrzenych obvodii, hodnoty soucastek, graficka znazornéni vypoctenych charakteristik

zesilovacu (velikosti odrazli a pfenost, zavislosti vytéznosti vyroby na hodnotach soucéstek) a
vykres motivu mikropaskovych vedeni. Parametry tranzistor naleznete na www.mide.cz/spar/.

Poznamka: Obvody se soustfedénymi parametry navrhnéte i v pfipade, kdy vychazeji nerealizovatelné hodnoty.



Z.adani Cislo 113

Navrh uzkopasmového zesilovace

Ukol: Navrhnéte jednostupiiovy tranzistorovy zesilovaé

s tranzistorem atf13136 na frekvenci 13200 MHz. Vstupni a vystupni pfizptisobovaci obvody
proved'te:

a) s diskrétnimi souc¢astkami

b) pomoci tsekit mikropaskového vedeni.

Pokyny k vypracovani:

Zkontrolujte, zda je tranzistor na zadané frekvenci stabilni. Pokud tomu tak neni, pozadejte
cvi¢iciho o zménu zadani.

Mikropaskova vedeni navrhnéte na podlozce o sile h=1 mm, pokovené 20 mikrometrti silnou
vrstvou médi. Relativni permitivita podlozky je rovna 4, ztratovy Cinitel pak 0,001. Pfi navrhu
uvazujte vliv diskontinuit (oteviené konce, odboceni) na vedeni.

Porovnejte mozné alternativy zapojeni. UrCete Sitku pasma pro pokles pienosu -3dB a pasmo, v
némz je prizpusobeni na vstupu a vystupu lepsi nez -20dB. Urcete tolerancni pdsma soucastek
(rozmérh vedeni) tak, aby teoreticka vytéZnost vyroby byla alespont 90%.

Navrh zpracujte tak, Ze bude obsahovat titulni stranu s udaji o zpracovateli, toto zadani, schéma
zapojeni navrzenych obvodii, hodnoty soucastek, graficka znazornéni vypoctenych charakteristik

zesilovacu (velikosti odrazli a pfenost, zavislosti vytéznosti vyroby na hodnotach soucéstek) a
vykres motivu mikropaskovych vedeni. Parametry tranzistor naleznete na www.mide.cz/spar/.

Poznamka: Obvody se soustfedénymi parametry navrhnéte i v pfipade, kdy vychazeji nerealizovatelné hodnoty.



Z.adani cCislo 114

Navrh uzkopasmového zesilovace

Ukol: Navrhnéte jednostupiiovy tranzistorovy zesilovaé

s tranzistorem bfr91 na frekvenci 356 MHz. Vstupni a vystupni pfizptisobovaci obvody
proved'te:

a) s diskrétnimi souc¢astkami

b) pomoci tsekit mikropaskového vedeni.

Pokyny k vypracovani:

Zkontrolujte, zda je tranzistor na zadané frekvenci stabilni. Pokud tomu tak neni, pozadejte
cvi¢iciho o zménu zadani.

Mikropaskova vedeni navrhnéte na podlozce o sile h=1 mm, pokovené 20 mikrometrti silnou
vrstvou médi. Relativni permitivita podlozky je rovna 4, ztratovy Cinitel pak 0,001. Pii navrhu
uvazujte vliv diskontinuit (oteviené konce, odboceni) na vedeni.

Porovnejte mozné alternativy zapojeni. UrCete Sitku pasma pro pokles pienosu -3dB a pasmo, v
némz je prizpusobeni na vstupu a vystupu lepsi nez -20dB. Urcete tolerancni pdsma soucastek
(rozmérh vedeni) tak, aby teoreticka vytéZnost vyroby byla alespont 90%.

Navrh zpracujte tak, zZe bude obsahovat titulni stranu s udaji o zpracovateli, toto zadani, schéma
zapojeni navrzenych obvodii, hodnoty soucastek, graficka znazornéni vypoctenych charakteristik

zesilovacu (velikosti odrazl a pfenost, zavislosti vytéznosti vyroby na hodnotach soucéstek) a
vykres motivu mikropaskovych vedeni. Parametry tranzistor naleznete na www.mide.cz/spar/.

Poznamka: Obvody se soustfedénymi parametry navrhnéte i v pfipade, kdy vychazeji nerealizovatelné hodnoty.



Z.adani cislo 115

Navrh uzkopasmového zesilovace

Ukol: Navrhnéte jednostupiiovy tranzistorovy zesilovaé

s tranzistorem atf14484 na frekvenci 11945 MHz. Vstupni a vystupni pfizptisobovaci obvody
proved'te:

a) s diskrétnimi souc¢astkami

b) pomoci tsekit mikropaskového vedeni.

Pokyny k vypracovani:

Zkontrolujte, zda je tranzistor na zadané frekvenci stabilni. Pokud tomu tak neni, pozadejte
cvi¢iciho o zménu zadani.

Mikropaskova vedeni navrhnéte na podlozce o sile h=1 mm, pokovené 20 mikrometrti silnou
vrstvou médi. Relativni permitivita podlozky je rovna 4, ztratovy Cinitel pak 0,001. Pii navrhu
uvazujte vliv diskontinuit (oteviené konce, odboceni) na vedeni.

Porovnejte mozné alternativy zapojeni. UrCete Sitku pasma pro pokles pienosu -3dB a pasmo, v
némz je prizpusobeni na vstupu a vystupu lepsi nez -20dB. Urcete tolerancni pdsma soucastek
(rozmérh vedeni) tak, aby teoreticka vytéZnost vyroby byla alespont 90%.

Navrh zpracujte tak, Ze bude obsahovat titulni stranu s udaji o zpracovateli, toto zadani, schéma
zapojeni navrzenych obvodii, hodnoty soucastek, graficka znazornéni vypoctenych charakteristik

zesilovacu (velikosti odrazli a pfenost, zavislosti vytéznosti vyroby na hodnotach soucéstek) a
vykres motivu mikropaskovych vedeni. Parametry tranzistor naleznete na www.mide.cz/spar/.

Poznamka: Obvody se soustfedénymi parametry navrhnéte i v pfipade, kdy vychazeji nerealizovatelné hodnoty.



Z.adani Cislo 116

Navrh uzkopasmového zesilovace

Ukol: Navrhnéte jednostupiiovy tranzistorovy zesilovaé

s tranzistorem at21400 na frekvenci 4000 MHz. Vstupni a vystupni ptizplisobovaci obvody
proved'te:

a) s diskrétnimi souc¢astkami

b) pomoci tsekit mikropaskového vedeni.

Pokyny k vypracovani:

Zkontrolujte, zda je tranzistor na zadané frekvenci stabilni. Pokud tomu tak neni, pozadejte
cvi¢iciho o zménu zadani.

Mikropaskova vedeni navrhnéte na podlozce o sile h=1 mm, pokovené 20 mikrometrti silnou
vrstvou médi. Relativni permitivita podlozky je rovna 4, ztratovy Cinitel pak 0,001. Pii navrhu
uvazujte vliv diskontinuit (oteviené konce, odboceni) na vedeni.

Porovnejte mozné alternativy zapojeni. UrCete Sitku pasma pro pokles pienosu -3dB a pasmo, v
némz je prizpusobeni na vstupu a vystupu lepsi nez -20dB. Urcete tolerancni pdsma soucastek
(rozmérh vedeni) tak, aby teoreticka vytéZnost vyroby byla alespont 90%.

Navrh zpracujte tak, zZe bude obsahovat titulni stranu s udaji o zpracovateli, toto zadani, schéma
zapojeni navrzenych obvodii, hodnoty soucastek, graficka znazornéni vypoctenych charakteristik

zesilovacu (velikosti odrazli a pfenost, zavislosti vytéznosti vyroby na hodnotach soucéstek) a
vykres motivu mikropaskovych vedeni. Parametry tranzistor naleznete na www.mide.cz/spar/.

Poznamka: Obvody se soustfedénymi parametry navrhnéte i v pfipade, kdy vychazeji nerealizovatelné hodnoty.



Z.adani Cislo 117

Navrh uzkopasmového zesilovace

Ukol: Navrhnéte jednostupiiovy tranzistorovy zesilovaé

s tranzistorem a60570a na frekvenci 3250 MHz. Vstupni a vystupni ptizpiisobovaci obvody
proved'te:

a) s diskrétnimi souc¢astkami

b) pomoci tsekit mikropaskového vedeni.

Pokyny k vypracovani:

Zkontrolujte, zda je tranzistor na zadané frekvenci stabilni. Pokud tomu tak neni, pozadejte
cvi¢iciho o zménu zadani.

Mikropaskova vedeni navrhnéte na podlozce o sile h=1 mm, pokovené 20 mikrometrti silnou
vrstvou médi. Relativni permitivita podlozky je rovna 4, ztratovy Cinitel pak 0,001. Pii navrhu
uvazujte vliv diskontinuit (oteviené konce, odboceni) na vedeni.

Porovnejte mozné alternativy zapojeni. UrCete Sitku pasma pro pokles pienosu -3dB a pasmo, v
némz je prizpusobeni na vstupu a vystupu lepsi nez -20dB. Urcete tolerancni pdsma soucastek
(rozmérh vedeni) tak, aby teoreticka vytéZnost vyroby byla alespont 90%.

Navrh zpracujte tak, Ze bude obsahovat titulni stranu s udaji o zpracovateli, toto zadani, schéma
zapojeni navrzenych obvodii, hodnoty soucastek, graficka znazornéni vypoctenych charakteristik

zesilovacu (velikosti odrazli a pfenost, zavislosti vytéznosti vyroby na hodnotach soucéstek) a
vykres motivu mikropaskovych vedeni. Parametry tranzistor naleznete na www.mide.cz/spar/.

Poznamka: Obvody se soustfedénymi parametry navrhnéte i v pfipade, kdy vychazeji nerealizovatelné hodnoty.



Z.adani cislo 118

Navrh uzkopasmového zesilovace

Ukol: Navrhnéte jednostupiiovy tranzistorovy zesilovaé

s tranzistorem mav11 na frekvenci 453 MHz. Vstupni a vystupni pfizpisobovaci obvody
proved'te:

a) s diskrétnimi souc¢astkami

b) pomoci tsekit mikropaskového vedeni.

Pokyny k vypracovani:

Zkontrolujte, zda je tranzistor na zadané frekvenci stabilni. Pokud tomu tak neni, pozadejte
cvi¢iciho o zménu zadani.

Mikropaskova vedeni navrhnéte na podlozce o sile h=1 mm, pokovené 20 mikrometrti silnou
vrstvou médi. Relativni permitivita podlozky je rovna 4, ztratovy Cinitel pak 0,001. Pfi navrhu
uvazujte vliv diskontinuit (oteviené konce, odboceni) na vedeni.

Porovnejte mozné alternativy zapojeni. UrCete Sitku pasma pro pokles pienosu -3dB a pasmo, v
némz je prizpusobeni na vstupu a vystupu lepsi nez -20dB. Urcete tolerancni pdsma soucastek
(rozmérh vedeni) tak, aby teoreticka vytéZnost vyroby byla alespont 90%.

Navrh zpracujte tak, zZe bude obsahovat titulni stranu s udaji o zpracovateli, toto zadani, schéma
zapojeni navrzenych obvodii, hodnoty soucastek, graficka znazornéni vypoctenych charakteristik

zesilovacu (velikosti odrazl a pfenost, zavislosti vytéznosti vyroby na hodnotach soucéstek) a
vykres motivu mikropaskovych vedeni. Parametry tranzistor naleznete na www.mide.cz/spar/.

Poznamka: Obvody se soustfedénymi parametry navrhnéte i v pfipade, kdy vychazeji nerealizovatelné hodnoty.



Z.adani cislo 119

Navrh uzkopasmového zesilovace

Ukol: Navrhnéte jednostupiiovy tranzistorovy zesilovaé

s tranzistorem atf13284 na frekvenci 15222 MHz. Vstupni a vystupni pfizptisobovaci obvody
proved'te:

a) s diskrétnimi souc¢astkami

b) pomoci tsekit mikropaskového vedeni.

Pokyny k vypracovani:

Zkontrolujte, zda je tranzistor na zadané frekvenci stabilni. Pokud tomu tak neni, pozadejte
cvi¢iciho o zménu zadani.

Mikropaskova vedeni navrhnéte na podlozce o sile h=1 mm, pokovené 20 mikrometrti silnou
vrstvou médi. Relativni permitivita podlozky je rovna 4, ztratovy Cinitel pak 0,001. Pfi navrhu
uvazujte vliv diskontinuit (oteviené konce, odboceni) na vedeni.

Porovnejte mozné alternativy zapojeni. UrCete Sitku pasma pro pokles pienosu -3dB a pasmo, v
némz je prizpusobeni na vstupu a vystupu lepsi nez -20dB. Urcete tolerancni pdsma soucastek
(rozmérh vedeni) tak, aby teoreticka vytéZnost vyroby byla alespont 90%.

Navrh zpracujte tak, zZe bude obsahovat titulni stranu s udaji o zpracovateli, toto zadani, schéma
zapojeni navrzenych obvodii, hodnoty soucastek, graficka znazornéni vypoctenych charakteristik

zesilovacu (velikosti odrazl a pfenost, zavislosti vytéznosti vyroby na hodnotach soucéstek) a
vykres motivu mikropaskovych vedeni. Parametry tranzistor naleznete na www.mide.cz/spar/.

Poznamka: Obvody se soustfedénymi parametry navrhnéte i v pfipade, kdy vychazeji nerealizovatelné hodnoty.



Z.adani cislo 120

Navrh uzkopasmového zesilovace

Ukol: Navrhnéte jednostupiiovy tranzistorovy zesilovaé

s tranzistorem at12535 na frekvenci 9200 MHz. Vstupni a vystupni ptizptisobovaci obvody
proved'te:

a) s diskrétnimi souc¢astkami

b) pomoci tsekit mikropaskového vedeni.

Pokyny k vypracovani:

Zkontrolujte, zda je tranzistor na zadané frekvenci stabilni. Pokud tomu tak neni, pozadejte
cvi¢iciho o zménu zadani.

Mikropaskova vedeni navrhnéte na podlozce o sile h=1 mm, pokovené 20 mikrometrti silnou
vrstvou médi. Relativni permitivita podlozky je rovna 4, ztratovy Cinitel pak 0,001. Pii navrhu
uvazujte vliv diskontinuit (oteviené konce, odboceni) na vedeni.

Porovnejte mozné alternativy zapojeni. UrCete Sitku pasma pro pokles pienosu -3dB a pasmo, v
némz je prizpusobeni na vstupu a vystupu lepsi nez -20dB. Urcete tolerancni pdsma soucastek
(rozmérh vedeni) tak, aby teoreticka vytéZnost vyroby byla alespont 90%.

Navrh zpracujte tak, zZe bude obsahovat titulni stranu s udaji o zpracovateli, toto zadani, schéma
zapojeni navrzenych obvodii, hodnoty soucastek, graficka znazornéni vypoctenych charakteristik

zesilovacu (velikosti odrazli a pfenost, zavislosti vytéznosti vyroby na hodnotach soucéstek) a
vykres motivu mikropaskovych vedeni. Parametry tranzistor naleznete na www.mide.cz/spar/.

Poznamka: Obvody se soustfedénymi parametry navrhnéte i v pfipade, kdy vychazeji nerealizovatelné hodnoty.



Z.adani cislo 121

Navrh uzkopasmového zesilovace

Ukol: Navrhnéte jednostupiiovy tranzistorovy zesilovaé

s tranzistorem bfr90 na frekvenci 978 MHz. Vstupni a vystupni pifizptisobovaci obvody
proved'te:

a) s diskrétnimi souc¢astkami

b) pomoci tsekit mikropaskového vedeni.

Pokyny k vypracovani:

Zkontrolujte, zda je tranzistor na zadané frekvenci stabilni. Pokud tomu tak neni, pozadejte
cvi¢iciho o zménu zadani.

Mikropaskova vedeni navrhnéte na podlozce o sile h=1 mm, pokovené 20 mikrometrti silnou
vrstvou médi. Relativni permitivita podlozky je rovna 4, ztratovy Cinitel pak 0,001. Pii navrhu
uvazujte vliv diskontinuit (oteviené konce, odboceni) na vedeni.

Porovnejte mozné alternativy zapojeni. UrCete Sitku pasma pro pokles pienosu -3dB a pasmo, v
némz je prizpusobeni na vstupu a vystupu lepsi nez -20dB. Urcete tolerancni pdsma soucastek
(rozmérh vedeni) tak, aby teoreticka vytéZnost vyroby byla alespont 90%.

Navrh zpracujte tak, ze bude obsahovat titulni stranu s udaji o zpracovateli, toto zadani, schéma
zapojeni navrzenych obvodii, hodnoty soucastek, graficka znazornéni vypoctenych charakteristik

zesilovacu (velikosti odrazli a pfenost, zavislosti vytéznosti vyroby na hodnotach soucéstek) a
vykres motivu mikropaskovych vedeni. Parametry tranzistor naleznete na www.mide.cz/spar/.

Poznamka: Obvody se soustfedénymi parametry navrhnéte i v pfipade, kdy vychazeji nerealizovatelné hodnoty.



Z.adani cislo 122

Navrh uzkopasmového zesilovace

Ukol: Navrhnéte jednostupiiovy tranzistorovy zesilovaé

s tranzistorem mgf1402 na frekvenci 11111 MHz. Vstupni a vystupni ptizplisobovaci obvody
proved'te:

a) s diskrétnimi souc¢astkami

b) pomoci tsekit mikropaskového vedeni.

Pokyny k vypracovani:

Zkontrolujte, zda je tranzistor na zadané frekvenci stabilni. Pokud tomu tak neni, pozadejte
cvi¢iciho o zménu zadani.

Mikropaskova vedeni navrhnéte na podlozce o sile h=1 mm, pokovené 20 mikrometrti silnou
vrstvou médi. Relativni permitivita podlozky je rovna 4, ztratovy Cinitel pak 0,001. Pii navrhu
uvazujte vliv diskontinuit (oteviené konce, odboceni) na vedeni.

Porovnejte mozné alternativy zapojeni. UrCete Sitku pasma pro pokles pienosu -3dB a pasmo, v
némz je prizpusobeni na vstupu a vystupu lepsi nez -20dB. Urcete tolerancni pdsma soucastek
(rozmérh vedeni) tak, aby teoreticka vytéZnost vyroby byla alespont 90%.

Navrh zpracujte tak, ze bude obsahovat titulni stranu s udaji o zpracovateli, toto zadani, schéma
zapojeni navrzenych obvodii, hodnoty soucastek, graficka znazornéni vypoctenych charakteristik

zesilovacu (velikosti odrazli a pfenost, zavislosti vytéznosti vyroby na hodnotach soucéstek) a
vykres motivu mikropaskovych vedeni. Parametry tranzistor naleznete na www.mide.cz/spar/.

Poznamka: Obvody se soustfedénymi parametry navrhnéte i v pfipade, kdy vychazeji nerealizovatelné hodnoty.



Z.adani Cislo 123

Navrh uzkopasmového zesilovace

Ukol: Navrhnéte jednostupiiovy tranzistorovy zesilovaé

s tranzistorem atf26150 na frekvenci 13756 MHz. Vstupni a vystupni pfizptisobovaci obvody
proved'te:

a) s diskrétnimi souc¢astkami

b) pomoci tsekit mikropaskového vedeni.

Pokyny k vypracovani:

Zkontrolujte, zda je tranzistor na zadané frekvenci stabilni. Pokud tomu tak neni, pozadejte
cvi¢iciho o zménu zadani.

Mikropaskova vedeni navrhnéte na podlozce o sile h=1 mm, pokovené 20 mikrometrti silnou
vrstvou médi. Relativni permitivita podlozky je rovna 4, ztratovy Cinitel pak 0,001. Pfi navrhu
uvazujte vliv diskontinuit (oteviené konce, odboceni) na vedeni.

Porovnejte mozné alternativy zapojeni. UrCete Sitku pasma pro pokles pienosu -3dB a pasmo, v
némz je prizpusobeni na vstupu a vystupu lepsi nez -20dB. Urcete tolerancni pdsma soucastek
(rozmérh vedeni) tak, aby teoreticka vytéZnost vyroby byla alespont 90%.

Navrh zpracujte tak, Ze bude obsahovat titulni stranu s udaji o zpracovateli, toto zadani, schéma
zapojeni navrzenych obvodii, hodnoty soucastek, graficka znazornéni vypoctenych charakteristik

zesilovacu (velikosti odrazli a pfenost, zavislosti vytéznosti vyroby na hodnotach soucéstek) a
vykres motivu mikropaskovych vedeni. Parametry tranzistor naleznete na www.mide.cz/spar/.

Poznamka: Obvody se soustfedénymi parametry navrhnéte i v pfipade, kdy vychazeji nerealizovatelné hodnoty.



Z.adani Cislo 124

Navrh uzkopasmového zesilovace

Ukol: Navrhnéte jednostupiiovy tranzistorovy zesilovaé

s tranzistorem thx05 na frekvenci 15000 MHz. Vstupni a vystupni ptizpisobovaci obvody
proved'te:

a) s diskrétnimi souc¢astkami

b) pomoci tsekit mikropaskového vedeni.

Pokyny k vypracovani:

Zkontrolujte, zda je tranzistor na zadané frekvenci stabilni. Pokud tomu tak neni, pozadejte
cvi¢iciho o zménu zadani.

Mikropaskova vedeni navrhnéte na podlozce o sile h=1 mm, pokovené 20 mikrometrti silnou
vrstvou médi. Relativni permitivita podlozky je rovna 4, ztratovy Cinitel pak 0,001. Pii navrhu
uvazujte vliv diskontinuit (oteviené konce, odboceni) na vedeni.

Porovnejte mozné alternativy zapojeni. UrCete Sitku pasma pro pokles pienosu -3dB a pasmo, v
némz je prizpusobeni na vstupu a vystupu lepsi nez -20dB. Urcete tolerancni pdsma soucastek
(rozmérh vedeni) tak, aby teoreticka vytéZnost vyroby byla alespont 90%.

Navrh zpracujte tak, ze bude obsahovat titulni stranu s udaji o zpracovateli, toto zadani, schéma
zapojeni navrzenych obvodii, hodnoty soucastek, graficka znazornéni vypoctenych charakteristik

zesilovacu (velikosti odrazl a pfenost, zavislosti vytéznosti vyroby na hodnotach soucéstek) a
vykres motivu mikropaskovych vedeni. Parametry tranzistor naleznete na www.mide.cz/spar/.

Poznamka: Obvody se soustfedénymi parametry navrhnéte i v pfipade, kdy vychazeji nerealizovatelné hodnoty.



Z.adani cislo 125

Navrh uzkopasmového zesilovace

Ukol: Navrhnéte jednostupiiovy tranzistorovy zesilovaé

s tranzistorem atf14484 na frekvenci 14769 MHz. Vstupni a vystupni pfizptisobovaci obvody
proved'te:

a) s diskrétnimi souc¢astkami

b) pomoci tsekit mikropaskového vedeni.

Pokyny k vypracovani:

Zkontrolujte, zda je tranzistor na zadané frekvenci stabilni. Pokud tomu tak neni, pozadejte
cvi¢iciho o zménu zadani.

Mikropaskova vedeni navrhnéte na podlozce o sile h=1 mm, pokovené 20 mikrometrti silnou
vrstvou médi. Relativni permitivita podlozky je rovna 4, ztratovy Cinitel pak 0,001. Pfi navrhu
uvazujte vliv diskontinuit (oteviené konce, odboceni) na vedeni.

Porovnejte mozné alternativy zapojeni. UrCete Sitku pasma pro pokles pienosu -3dB a pasmo, v
némz je prizpusobeni na vstupu a vystupu lepsi nez -20dB. Urcete tolerancni pdsma soucastek
(rozmérh vedeni) tak, aby teoreticka vytéZnost vyroby byla alespont 90%.

Navrh zpracujte tak, Ze bude obsahovat titulni stranu s udaji o zpracovateli, toto zadani, schéma
zapojeni navrzenych obvodii, hodnoty soucastek, graficka znazornéni vypoctenych charakteristik

zesilovacu (velikosti odrazli a pfenost, zavislosti vytéznosti vyroby na hodnotach soucéstek) a
vykres motivu mikropaskovych vedeni. Parametry tranzistor naleznete na www.mide.cz/spar/.

Poznamka: Obvody se soustfedénymi parametry navrhnéte i v pfipade, kdy vychazeji nerealizovatelné hodnoty.



Z.adani cislo 126

Navrh uzkopasmového zesilovace

Ukol: Navrhnéte jednostupiiovy tranzistorovy zesilovaé

s tranzistorem atf26884 na frekvenci 13624 MHz. Vstupni a vystupni pfizptisobovaci obvody
proved'te:

a) s diskrétnimi souc¢astkami

b) pomoci tsekil mikropaskového vedeni.

Pokyny k vypracovani:

Zkontrolujte, zda je tranzistor na zadané frekvenci stabilni. Pokud tomu tak neni, pozadejte
cvi¢iciho o zménu zadani.

Mikropaskova vedeni navrhnéte na podlozce o sile h=1 mm, pokovené 20 mikrometrti silnou
vrstvou médi. Relativni permitivita podlozky je rovna 4, ztratovy Cinitel pak 0,001. Pfi navrhu
uvazujte vliv diskontinuit (oteviené konce, odboceni) na vedeni.

Porovnejte mozné alternativy zapojeni. UrCete Sitku pasma pro pokles pienosu -3dB a pasmo, v
némz je prizpusobeni na vstupu a vystupu lepsi nez -20dB. Urcete tolerancni pdsma soucastek
(rozmérh vedeni) tak, aby teoreticka vytéZnost vyroby byla alespont 90%.

Navrh zpracujte tak, ze bude obsahovat titulni stranu s udaji o zpracovateli, toto zadani, schéma
zapojeni navrzenych obvodii, hodnoty soucastek, graficka znazornéni vypoctenych charakteristik

zesilovacu (velikosti odrazli a pfenost, zavislosti vytéznosti vyroby na hodnotach soucéstek) a
vykres motivu mikropaskovych vedeni. Parametry tranzistor naleznete na www.mide.cz/spar/.

Poznamka: Obvody se soustfedénymi parametry navrhnéte i v pfipade, kdy vychazeji nerealizovatelné hodnoty.



Z.adani cislo 127

Navrh uzkopasmového zesilovace

Ukol: Navrhnéte jednostupiiovy tranzistorovy zesilovaé

s tranzistorem atf13336 na frekvenci 15000 MHz. Vstupni a vystupni pfizptisobovaci obvody
proved'te:

a) s diskrétnimi souc¢astkami

b) pomoci tsekit mikropaskového vedeni.

Pokyny k vypracovani:

Zkontrolujte, zda je tranzistor na zadané frekvenci stabilni. Pokud tomu tak neni, pozadejte
cvi¢iciho o zménu zadani.

Mikropaskova vedeni navrhnéte na podlozce o sile h=1 mm, pokovené 20 mikrometrti silnou
vrstvou médi. Relativni permitivita podlozky je rovna 4, ztratovy Cinitel pak 0,001. Pfi navrhu
uvazujte vliv diskontinuit (oteviené konce, odboceni) na vedeni.

Porovnejte mozné alternativy zapojeni. UrCete Sitku pasma pro pokles pienosu -3dB a pasmo, v
némz je prizpusobeni na vstupu a vystupu lepsi nez -20dB. Urcete tolerancni pdsma soucastek
(rozmérh vedeni) tak, aby teoreticka vytéZnost vyroby byla alespont 90%.

Navrh zpracujte tak, Ze bude obsahovat titulni stranu s udaji o zpracovateli, toto zadani, schéma
zapojeni navrzenych obvodii, hodnoty soucastek, graficka znazornéni vypoctenych charakteristik

zesilovacu (velikosti odrazli a pfenost, zavislosti vytéznosti vyroby na hodnotach soucéstek) a
vykres motivu mikropaskovych vedeni. Parametry tranzistor naleznete na www.mide.cz/spar/.

Poznamka: Obvody se soustfedénymi parametry navrhnéte i v pfipad€, kdy vychazeji nerealizovatelné hodnoty.



Z.adani cislo 128

Navrh uzkopasmového zesilovace

Ukol: Navrhnéte jednostupiiovy tranzistorovy zesilovaé

s tranzistorem thx05 na frekvenci 17302 MHz. Vstupni a vystupni pfizpisobovaci obvody
proved'te:

a) s diskrétnimi souc¢astkami

b) pomoci tsekit mikropaskového vedeni.

Pokyny k vypracovani:

Zkontrolujte, zda je tranzistor na zadané frekvenci stabilni. Pokud tomu tak neni, pozadejte
cvi¢iciho o zménu zadani.

Mikropaskova vedeni navrhnéte na podlozce o sile h=1 mm, pokovené 20 mikrometrti silnou
vrstvou médi. Relativni permitivita podlozky je rovna 4, ztratovy Cinitel pak 0,001. Pii navrhu
uvazujte vliv diskontinuit (oteviené konce, odboceni) na vedeni.

Porovnejte mozné alternativy zapojeni. UrCete Sitku pasma pro pokles pienosu -3dB a pasmo, v
némz je prizpusobeni na vstupu a vystupu lepsi nez -20dB. Urcete tolerancni pdsma soucastek
(rozmérh vedeni) tak, aby teoreticka vytéZnost vyroby byla alespont 90%.

Navrh zpracujte tak, Ze bude obsahovat titulni stranu s udaji o zpracovateli, toto zadani, schéma
zapojeni navrzenych obvodii, hodnoty soucastek, graficka znazornéni vypoctenych charakteristik

zesilovacu (velikosti odrazli a pfenost, zavislosti vytéznosti vyroby na hodnotach soucéstek) a
vykres motivu mikropaskovych vedeni. Parametry tranzistor naleznete na www.mide.cz/spar/.

Poznamka: Obvody se soustfedénymi parametry navrhnéte i v pfipade, kdy vychazeji nerealizovatelné hodnoty.



Z.adani cislo 129

Navrh uzkopasmového zesilovace

Ukol: Navrhnéte jednostupiiovy tranzistorovy zesilovaé

s tranzistorem atf14484 na frekvenci 11500 MHz. Vstupni a vystupni ptizptisobovaci obvody
proved'te:

a) s diskrétnimi souc¢astkami

b) pomoci tsekit mikropaskového vedeni.

Pokyny k vypracovani:

Zkontrolujte, zda je tranzistor na zadané frekvenci stabilni. Pokud tomu tak neni, pozadejte
cvi¢iciho o zménu zadani.

Mikropaskova vedeni navrhnéte na podlozce o sile h=1 mm, pokovené 20 mikrometrti silnou
vrstvou médi. Relativni permitivita podlozky je rovna 4, ztratovy Cinitel pak 0,001. Pfi navrhu
uvazujte vliv diskontinuit (oteviené konce, odboceni) na vedeni.

Porovnejte mozné alternativy zapojeni. UrCete Sitku pasma pro pokles pienosu -3dB a pasmo, v
némz je prizpusobeni na vstupu a vystupu lepsi nez -20dB. Urcete tolerancni pdsma soucastek
(rozmérh vedeni) tak, aby teoreticka vytéZnost vyroby byla alespont 90%.

Navrh zpracujte tak, Ze bude obsahovat titulni stranu s udaji o zpracovateli, toto zadani, schéma
zapojeni navrzenych obvodii, hodnoty soucastek, graficka znazornéni vypoctenych charakteristik

zesilovacu (velikosti odrazli a pfenost, zavislosti vytéznosti vyroby na hodnotach soucéstek) a
vykres motivu mikropaskovych vedeni. Parametry tranzistor naleznete na www.mide.cz/spar/.

Poznamka: Obvody se soustfedénymi parametry navrhnéte i v pfipade, kdy vychazeji nerealizovatelné hodnoty.



Z.adani cislo 130

Navrh uzkopasmového zesilovace

Ukol: Navrhnéte jednostupiiovy tranzistorovy zesilovaé

s tranzistorem atf13284 na frekvenci 12260 MHz. Vstupni a vystupni pfizptisobovaci obvody
proved'te:

a) s diskrétnimi souc¢astkami

b) pomoci tsekit mikropaskového vedeni.

Pokyny k vypracovani:

Zkontrolujte, zda je tranzistor na zadané frekvenci stabilni. Pokud tomu tak neni, pozadejte
cvi¢iciho o zménu zadani.

Mikropaskova vedeni navrhnéte na podlozce o sile h=1 mm, pokovené 20 mikrometrti silnou
vrstvou médi. Relativni permitivita podlozky je rovna 4, ztratovy Cinitel pak 0,001. Pfi navrhu
uvazujte vliv diskontinuit (oteviené konce, odboceni) na vedeni.

Porovnejte mozné alternativy zapojeni. UrCete Sitku pasma pro pokles pienosu -3dB a pasmo, v
némz je prizpusobeni na vstupu a vystupu lepsi nez -20dB. Urcete tolerancni pdsma soucastek
(rozmérh vedeni) tak, aby teoreticka vytéZnost vyroby byla alespont 90%.

Navrh zpracujte tak, Ze bude obsahovat titulni stranu s udaji o zpracovateli, toto zadani, schéma
zapojeni navrzenych obvodii, hodnoty soucastek, graficka znazornéni vypoctenych charakteristik

zesilovacu (velikosti odrazli a pfenost, zavislosti vytéznosti vyroby na hodnotach soucéstek) a
vykres motivu mikropaskovych vedeni. Parametry tranzistor naleznete na www.mide.cz/spar/.

Poznamka: Obvody se soustfedénymi parametry navrhnéte i v pfipade, kdy vychazeji nerealizovatelné hodnoty.



Z.adani cislo 131

Navrh uzkopasmového zesilovace

Ukol: Navrhnéte jednostupiiovy tranzistorovy zesilovaé

s tranzistorem bfr90 na frekvenci 1102 MHz. Vstupni a vystupni ptizpisobovaci obvody
proved'te:

a) s diskrétnimi souc¢astkami

b) pomoci tsekil mikropaskového vedeni.

Pokyny k vypracovani:

Zkontrolujte, zda je tranzistor na zadané frekvenci stabilni. Pokud tomu tak neni, pozadejte
cvi¢iciho o zménu zadani.

Mikropaskova vedeni navrhnéte na podlozce o sile h=1 mm, pokovené 20 mikrometrti silnou
vrstvou médi. Relativni permitivita podlozky je rovna 4, ztratovy Cinitel pak 0,001. Pii navrhu
uvazujte vliv diskontinuit (oteviené konce, odboceni) na vedeni.

Porovnejte mozné alternativy zapojeni. UrCete Sitku pasma pro pokles pienosu -3dB a pasmo, v
némz je prizpusobeni na vstupu a vystupu lepsi nez -20dB. Urcete tolerancni pdsma soucastek
(rozmérh vedeni) tak, aby teoreticka vytéZnost vyroby byla alespont 90%.

Navrh zpracujte tak, zZe bude obsahovat titulni stranu s udaji o zpracovateli, toto zadani, schéma
zapojeni navrzenych obvodii, hodnoty soucastek, graficka znazornéni vypoctenych charakteristik

zesilovacu (velikosti odrazl a pfenost, zavislosti vytéznosti vyroby na hodnotach soucéstek) a
vykres motivu mikropaskovych vedeni. Parametry tranzistor naleznete na www.mide.cz/spar/.

Poznamka: Obvody se soustfedénymi parametry navrhnéte i v pfipade, kdy vychazeji nerealizovatelné hodnoty.



Z.adani cislo 132

Navrh uzkopasmového zesilovace

Ukol: Navrhnéte jednostupiiovy tranzistorovy zesilovaé

s tranzistorem at64023 na frekvenci 3500 MHz. Vstupni a vystupni ptizptisobovaci obvody
proved'te:

a) s diskrétnimi souc¢astkami

b) pomoci tsekit mikropaskového vedeni.

Pokyny k vypracovani:

Zkontrolujte, zda je tranzistor na zadané frekvenci stabilni. Pokud tomu tak neni, pozadejte
cvi¢iciho o zménu zadani.

Mikropaskova vedeni navrhnéte na podlozce o sile h=1 mm, pokovené 20 mikrometrti silnou
vrstvou médi. Relativni permitivita podlozky je rovna 4, ztratovy Cinitel pak 0,001. Pii navrhu
uvazujte vliv diskontinuit (oteviené konce, odboceni) na vedeni.

Porovnejte mozné alternativy zapojeni. UrCete Sitku pasma pro pokles pienosu -3dB a pasmo, v
némz je prizpusobeni na vstupu a vystupu lepsi nez -20dB. Urcete tolerancni pdsma soucastek
(rozmérh vedeni) tak, aby teoreticka vytéZnost vyroby byla alespont 90%.

Navrh zpracujte tak, zZe bude obsahovat titulni stranu s udaji o zpracovateli, toto zadani, schéma
zapojeni navrzenych obvodii, hodnoty soucastek, graficka znazornéni vypoctenych charakteristik

zesilovacu (velikosti odrazli a pfenost, zavislosti vytéznosti vyroby na hodnotach soucéstek) a
vykres motivu mikropaskovych vedeni. Parametry tranzistor naleznete na www.mide.cz/spar/.

Poznamka: Obvody se soustfedénymi parametry navrhnéte i v pfipade, kdy vychazeji nerealizovatelné hodnoty.



Z.adani cislo 133

Navrh uzkopasmového zesilovace

Ukol: Navrhnéte jednostupiiovy tranzistorovy zesilovaé

s tranzistorem nec64535 na frekvenci 4231 MHz. Vstupni a vystupni pfizpusobovaci obvody
proved'te:

a) s diskrétnimi souc¢astkami

b) pomoci tsekit mikropaskového vedeni.

Pokyny k vypracovani:

Zkontrolujte, zda je tranzistor na zadané frekvenci stabilni. Pokud tomu tak neni, pozadejte
cvi¢iciho o zménu zadani.

Mikropaskova vedeni navrhnéte na podlozce o sile h=1 mm, pokovené 20 mikrometrti silnou
vrstvou médi. Relativni permitivita podlozky je rovna 4, ztratovy Cinitel pak 0,001. Pii navrhu
uvazujte vliv diskontinuit (oteviené konce, odboceni) na vedeni.

Porovnejte mozné alternativy zapojeni. UrCete Sitku pasma pro pokles pienosu -3dB a pasmo, v
némz je prizpusobeni na vstupu a vystupu lepsi nez -20dB. Urcete tolerancni pdsma soucastek
(rozmérh vedeni) tak, aby teoreticka vytéZnost vyroby byla alespont 90%.

Navrh zpracujte tak, ze bude obsahovat titulni stranu s udaji o zpracovateli, toto zadani, schéma
zapojeni navrzenych obvodii, hodnoty soucastek, graficka znazornéni vypoctenych charakteristik

zesilovacu (velikosti odrazli a pfenost, zavislosti vytéznosti vyroby na hodnotach soucéstek) a
vykres motivu mikropaskovych vedeni. Parametry tranzistor naleznete na www.mide.cz/spar/.

Poznamka: Obvody se soustfedénymi parametry navrhnéte i v pfipade, kdy vychazeji nerealizovatelné hodnoty.



Z.adani cCislo 134

Navrh uzkopasmového zesilovace

Ukol: Navrhnéte jednostupiiovy tranzistorovy zesilovaé

s tranzistorem bfg65 na frekvenci 1308 MHz. Vstupni a vystupni ptizplisobovaci obvody
proved'te:

a) s diskrétnimi souc¢astkami

b) pomoci tsekit mikropaskového vedeni.

Pokyny k vypracovani:

Zkontrolujte, zda je tranzistor na zadané frekvenci stabilni. Pokud tomu tak neni, pozadejte
cvi¢iciho o zménu zadani.

Mikropaskova vedeni navrhnéte na podlozce o sile h=1 mm, pokovené 20 mikrometrti silnou
vrstvou médi. Relativni permitivita podlozky je rovna 4, ztratovy Cinitel pak 0,001. Pii navrhu
uvazujte vliv diskontinuit (oteviené konce, odboceni) na vedeni.

Porovnejte mozné alternativy zapojeni. UrCete Sitku pasma pro pokles pienosu -3dB a pasmo, v
némz je prizpusobeni na vstupu a vystupu lepsi nez -20dB. Urcete tolerancni pdsma soucastek
(rozmérh vedeni) tak, aby teoreticka vytéZnost vyroby byla alespont 90%.

Navrh zpracujte tak, zZe bude obsahovat titulni stranu s udaji o zpracovateli, toto zadani, schéma
zapojeni navrzenych obvodii, hodnoty soucastek, graficka znazornéni vypoctenych charakteristik

zesilovacu (velikosti odrazl a pfenost, zavislosti vytéznosti vyroby na hodnotach soucéstek) a
vykres motivu mikropaskovych vedeni. Parametry tranzistor naleznete na www.mide.cz/spar/.

Poznamka: Obvody se soustfedénymi parametry navrhnéte i v pfipade, kdy vychazeji nerealizovatelné hodnoty.



Z.adani cislo 135

Navrh uzkopasmového zesilovace

Ukol: Navrhnéte jednostupiiovy tranzistorovy zesilovaé

s tranzistorem mgf1801 na frekvenci 5555 MHz. Vstupni a vystupni piizpiisobovaci obvody
proved'te:

a) s diskrétnimi souc¢astkami

b) pomoci tsekit mikropaskového vedeni.

Pokyny k vypracovani:

Zkontrolujte, zda je tranzistor na zadané frekvenci stabilni. Pokud tomu tak neni, pozadejte
cvi¢iciho o zménu zadani.

Mikropaskova vedeni navrhnéte na podlozce o sile h=1 mm, pokovené 20 mikrometrti silnou
vrstvou médi. Relativni permitivita podlozky je rovna 4, ztratovy Cinitel pak 0,001. Pii navrhu
uvazujte vliv diskontinuit (oteviené konce, odboceni) na vedeni.

Porovnejte mozné alternativy zapojeni. UrCete Sitku pasma pro pokles pienosu -3dB a pasmo, v
némz je prizpusobeni na vstupu a vystupu lepsi nez -20dB. Urcete tolerancni pdsma soucastek
(rozmérh vedeni) tak, aby teoreticka vytéZnost vyroby byla alespont 90%.

Navrh zpracujte tak, ze bude obsahovat titulni stranu s udaji o zpracovateli, toto zadani, schéma
zapojeni navrzenych obvodii, hodnoty soucastek, graficka znazornéni vypoctenych charakteristik

zesilovacu (velikosti odrazli a pfenost, zavislosti vytéznosti vyroby na hodnotach soucéstek) a
vykres motivu mikropaskovych vedeni. Parametry tranzistor naleznete na www.mide.cz/spar/.

Poznamka: Obvody se soustfedénymi parametry navrhnéte i v pfipade, kdy vychazeji nerealizovatelné hodnoty.



Z.adani cislo 136

Navrh uzkopasmového zesilovace

Ukol: Navrhnéte jednostupiiovy tranzistorovy zesilovaé

s tranzistorem nec70000 na frekvenci 17205 MHz. Vstupni a vystupni ptizplisobovaci obvody
proved'te:

a) s diskrétnimi souc¢astkami

b) pomoci tsekil mikropaskového vedeni.

Pokyny k vypracovani:

Zkontrolujte, zda je tranzistor na zadané frekvenci stabilni. Pokud tomu tak neni, pozadejte
cvi¢iciho o zménu zadani.

Mikropaskova vedeni navrhnéte na podlozce o sile h=1 mm, pokovené 20 mikrometrti silnou
vrstvou médi. Relativni permitivita podlozky je rovna 4, ztratovy Cinitel pak 0,001. Pfi navrhu
uvazujte vliv diskontinuit (oteviené konce, odboceni) na vedeni.

Porovnejte mozné alternativy zapojeni. UrCete Sitku pasma pro pokles pienosu -3dB a pasmo, v
némz je prizpusobeni na vstupu a vystupu lepsi nez -20dB. Urcete tolerancni pdsma soucastek
(rozmérh vedeni) tak, aby teoreticka vytéZnost vyroby byla alespont 90%.

Navrh zpracujte tak, Ze bude obsahovat titulni stranu s udaji o zpracovateli, toto zadani, schéma
zapojeni navrzenych obvodii, hodnoty soucastek, graficka znazornéni vypoctenych charakteristik

zesilovacu (velikosti odrazli a pfenost, zavislosti vytéznosti vyroby na hodnotach soucéstek) a
vykres motivu mikropaskovych vedeni. Parametry tranzistor naleznete na www.mide.cz/spar/.

Poznamka: Obvody se soustfedénymi parametry navrhnéte i v pfipade, kdy vychazeji nerealizovatelné hodnoty.



Z.adani cislo 137

Navrh uzkopasmového zesilovace

Ukol: Navrhnéte jednostupiiovy tranzistorovy zesilovaé

s tranzistorem at21400 na frekvenci 10000 MHz. Vstupni a vystupni pfizpusobovaci obvody
proved'te:

a) s diskrétnimi souc¢astkami

b) pomoci tsekit mikropaskového vedeni.

Pokyny k vypracovani:

Zkontrolujte, zda je tranzistor na zadané frekvenci stabilni. Pokud tomu tak neni, pozadejte
cvi¢iciho o zménu zadani.

Mikropaskova vedeni navrhnéte na podlozce o sile h=1 mm, pokovené 20 mikrometrti silnou
vrstvou médi. Relativni permitivita podlozky je rovna 4, ztratovy Cinitel pak 0,001. Pii navrhu
uvazujte vliv diskontinuit (oteviené konce, odboceni) na vedeni.

Porovnejte mozné alternativy zapojeni. UrCete Sitku pasma pro pokles pienosu -3dB a pasmo, v
némz je prizpusobeni na vstupu a vystupu lepsi nez -20dB. Urcete tolerancni pdsma soucastek
(rozmérh vedeni) tak, aby teoreticka vytéZnost vyroby byla alespont 90%.

Navrh zpracujte tak, ze bude obsahovat titulni stranu s udaji o zpracovateli, toto zadani, schéma
zapojeni navrzenych obvodii, hodnoty soucastek, graficka znazornéni vypoctenych charakteristik

zesilovacu (velikosti odrazli a pfenost, zavislosti vytéznosti vyroby na hodnotach soucéstek) a
vykres motivu mikropaskovych vedeni. Parametry tranzistor naleznete na www.mide.cz/spar/.

Poznamka: Obvody se soustfedénymi parametry navrhnéte i v pfipade, kdy vychazeji nerealizovatelné hodnoty.



Z.adani cislo 138

Navrh uzkopasmového zesilovace

Ukol: Navrhnéte jednostupiiovy tranzistorovy zesilovaé

s tranzistorem nec2135c na frekvenci 2700 MHz. Vstupni a vystupni ptizpiisobovaci obvody
proved'te:

a) s diskrétnimi souc¢astkami

b) pomoci tsekit mikropaskového vedeni.

Pokyny k vypracovani:

Zkontrolujte, zda je tranzistor na zadané frekvenci stabilni. Pokud tomu tak neni, pozadejte
cvi¢iciho o zménu zadani.

Mikropaskova vedeni navrhnéte na podlozce o sile h=1 mm, pokovené 20 mikrometrti silnou
vrstvou médi. Relativni permitivita podlozky je rovna 4, ztratovy Cinitel pak 0,001. Pfi navrhu
uvazujte vliv diskontinuit (oteviené konce, odboceni) na vedeni.

Porovnejte mozné alternativy zapojeni. UrCete Sitku pasma pro pokles pienosu -3dB a pasmo, v
némz je prizpusobeni na vstupu a vystupu lepsi nez -20dB. Urcete tolerancni pdsma soucastek
(rozmérh vedeni) tak, aby teoreticka vytéZnost vyroby byla alespont 90%.

Navrh zpracujte tak, Ze bude obsahovat titulni stranu s udaji o zpracovateli, toto zadani, schéma
zapojeni navrzenych obvodii, hodnoty soucastek, graficka znazornéni vypoctenych charakteristik

zesilovacu (velikosti odrazli a pfenost, zavislosti vytéznosti vyroby na hodnotach soucéstek) a
vykres motivu mikropaskovych vedeni. Parametry tranzistor naleznete na www.mide.cz/spar/.

Poznamka: Obvody se soustfedénymi parametry navrhnéte i v pfipade, kdy vychazeji nerealizovatelné hodnoty.



Z.adani cislo 139

Navrh uzkopasmového zesilovace

Ukol: Navrhnéte jednostupiiovy tranzistorovy zesilovaé

s tranzistorem atf26884 na frekvenci 15987 MHz. Vstupni a vystupni pfizptisobovaci obvody
proved'te:

a) s diskrétnimi souc¢astkami

b) pomoci tsekit mikropaskového vedeni.

Pokyny k vypracovani:

Zkontrolujte, zda je tranzistor na zadané frekvenci stabilni. Pokud tomu tak neni, pozadejte
cvi¢iciho o zménu zadani.

Mikropaskova vedeni navrhnéte na podlozce o sile h=1 mm, pokovené 20 mikrometrti silnou
vrstvou médi. Relativni permitivita podlozky je rovna 4, ztratovy Cinitel pak 0,001. Pfi navrhu
uvazujte vliv diskontinuit (oteviené konce, odboceni) na vedeni.

Porovnejte mozné alternativy zapojeni. UrCete Sitku pasma pro pokles pienosu -3dB a pasmo, v
némz je prizpusobeni na vstupu a vystupu lepsi nez -20dB. Urcete tolerancni pdsma soucastek
(rozmérh vedeni) tak, aby teoreticka vytéZnost vyroby byla alespont 90%.

Navrh zpracujte tak, Ze bude obsahovat titulni stranu s udaji o zpracovateli, toto zadani, schéma
zapojeni navrzenych obvodii, hodnoty soucastek, graficka znazornéni vypoctenych charakteristik

zesilovacu (velikosti odrazli a pfenost, zavislosti vytéznosti vyroby na hodnotach soucéstek) a
vykres motivu mikropaskovych vedeni. Parametry tranzistor naleznete na www.mide.cz/spar/.

Poznamka: Obvody se soustfedénymi parametry navrhnéte i v pfipade, kdy vychazeji nerealizovatelné hodnoty.



Z.adani cislo 140

Navrh uzkopasmového zesilovace

Ukol: Navrhnéte jednostupiiovy tranzistorovy zesilovaé

s tranzistorem a60570a na frekvenci 4230 MHz. Vstupni a vystupni pfizpiisobovaci obvody
proved'te:

a) s diskrétnimi souc¢astkami

b) pomoci tsekit mikropaskového vedeni.

Pokyny k vypracovani:

Zkontrolujte, zda je tranzistor na zadané frekvenci stabilni. Pokud tomu tak neni, pozadejte
cvi¢iciho o zménu zadani.

Mikropaskova vedeni navrhnéte na podlozce o sile h=1 mm, pokovené 20 mikrometrti silnou
vrstvou médi. Relativni permitivita podlozky je rovna 4, ztratovy Cinitel pak 0,001. Pii navrhu
uvazujte vliv diskontinuit (oteviené konce, odboceni) na vedeni.

Porovnejte mozné alternativy zapojeni. UrCete Sitku pasma pro pokles pienosu -3dB a pasmo, v
némz je prizpusobeni na vstupu a vystupu lepsi nez -20dB. Urcete tolerancni pdsma soucastek
(rozmérh vedeni) tak, aby teoreticka vytéZnost vyroby byla alespont 90%.

Navrh zpracujte tak, Ze bude obsahovat titulni stranu s udaji o zpracovateli, toto zadani, schéma
zapojeni navrzenych obvodii, hodnoty soucastek, graficka znazornéni vypoctenych charakteristik

zesilovacu (velikosti odrazl a pfenost, zavislosti vytéznosti vyroby na hodnotach soucéstek) a
vykres motivu mikropaskovych vedeni. Parametry tranzistor naleznete na www.mide.cz/spar/.

Poznamka: Obvody se soustfedénymi parametry navrhnéte i v pfipade, kdy vychazeji nerealizovatelné hodnoty.



Z.adani cislo 141

Navrh uzkopasmového zesilovace

Ukol: Navrhnéte jednostupiiovy tranzistorovy zesilovaé

s tranzistorem atf13284 na frekvenci 14250 MHz. Vstupni a vystupni pfizptisobovaci obvody
proved'te:

a) s diskrétnimi souc¢astkami

b) pomoci tsekit mikropaskového vedeni.

Pokyny k vypracovani:

Zkontrolujte, zda je tranzistor na zadané frekvenci stabilni. Pokud tomu tak neni, pozadejte
cvi¢iciho o zménu zadani.

Mikropaskova vedeni navrhnéte na podlozce o sile h=1 mm, pokovené 20 mikrometrti silnou
vrstvou médi. Relativni permitivita podlozky je rovna 4, ztratovy Cinitel pak 0,001. Pfi navrhu
uvazujte vliv diskontinuit (oteviené konce, odboceni) na vedeni.

Porovnejte mozné alternativy zapojeni. UrCete Sitku pasma pro pokles pienosu -3dB a pasmo, v
némz je prizpusobeni na vstupu a vystupu lepsi nez -20dB. Urcete tolerancni pdsma soucastek
(rozmérh vedeni) tak, aby teoreticka vytéZnost vyroby byla alespont 90%.

Navrh zpracujte tak, Ze bude obsahovat titulni stranu s udaji o zpracovateli, toto zadani, schéma
zapojeni navrzenych obvodii, hodnoty soucastek, graficka znazornéni vypoctenych charakteristik

zesilovacu (velikosti odrazli a pfenost, zavislosti vytéznosti vyroby na hodnotach soucéstek) a
vykres motivu mikropaskovych vedeni. Parametry tranzistor naleznete na www.mide.cz/spar/.

Poznamka: Obvody se soustfedénymi parametry navrhnéte i v pfipad€, kdy vychazeji nerealizovatelné hodnoty.



Z.adani cislo 142

Navrh uzkopasmového zesilovace

Ukol: Navrhnéte jednostupiiovy tranzistorovy zesilovaé

s tranzistorem atf13336 na frekvenci 14867 MHz. Vstupni a vystupni ptizptisobovaci obvody
proved'te:

a) s diskrétnimi souc¢astkami

b) pomoci tsekit mikropaskového vedeni.

Pokyny k vypracovani:

Zkontrolujte, zda je tranzistor na zadané frekvenci stabilni. Pokud tomu tak neni, pozadejte
cvi¢iciho o zménu zadani.

Mikropaskova vedeni navrhnéte na podlozce o sile h=1 mm, pokovené 20 mikrometrti silnou
vrstvou médi. Relativni permitivita podlozky je rovna 4, ztratovy Cinitel pak 0,001. Pfi navrhu
uvazujte vliv diskontinuit (oteviené konce, odboceni) na vedeni.

Porovnejte mozné alternativy zapojeni. UrCete Sitku pasma pro pokles pienosu -3dB a pasmo, v
némz je prizpusobeni na vstupu a vystupu lepsi nez -20dB. Urcete tolerancni pdsma soucastek
(rozmé&rh vedeni) tak, aby teoreticka vytéZnost vyroby byla alespont 90%.

Navrh zpracujte tak, Ze bude obsahovat titulni stranu s udaji o zpracovateli, toto zadani, schéma
zapojeni navrzenych obvodii, hodnoty soucastek, graficka znazornéni vypoctenych charakteristik

zesilovacu (velikosti odrazl a pfenost, zavislosti vytéznosti vyroby na hodnotach soucéstek) a
vykres motivu mikropaskovych vedeni. Parametry tranzistor naleznete na www.mide.cz/spar/.

Poznamka: Obvody se soustfedénymi parametry navrhnéte i v pfipade, kdy vychazeji nerealizovatelné hodnoty.



Z.adani cislo 143

Navrh uzkopasmového zesilovace

Ukol: Navrhnéte jednostupiiovy tranzistorovy zesilovaé

s tranzistorem atf26884 na frekvenci 12056 MHz. Vstupni a vystupni pfizptisobovaci obvody
proved'te:

a) s diskrétnimi souc¢astkami

b) pomoci tsekit mikropaskového vedeni.

Pokyny k vypracovani:

Zkontrolujte, zda je tranzistor na zadané frekvenci stabilni. Pokud tomu tak neni, pozadejte
cvi¢iciho o zménu zadani.

Mikropaskova vedeni navrhnéte na podlozce o sile h=1 mm, pokovené 20 mikrometrti silnou
vrstvou médi. Relativni permitivita podlozky je rovna 4, ztratovy Cinitel pak 0,001. Pii navrhu
uvazujte vliv diskontinuit (oteviené konce, odboceni) na vedeni.

Porovnejte mozné alternativy zapojeni. UrCete Sitku pasma pro pokles pienosu -3dB a pasmo, v
némz je prizpusobeni na vstupu a vystupu lepsi nez -20dB. Urcete tolerancni pdsma soucastek
(rozmérh vedeni) tak, aby teoreticka vytéZnost vyroby byla alespont 90%.

Navrh zpracujte tak, Ze bude obsahovat titulni stranu s udaji o zpracovateli, toto zadani, schéma
zapojeni navrzenych obvodii, hodnoty soucastek, graficka znazornéni vypoctenych charakteristik

zesilovacu (velikosti odrazli a pfenost, zavislosti vytéznosti vyroby na hodnotach soucéstek) a
vykres motivu mikropaskovych vedeni. Parametry tranzistor naleznete na www.mide.cz/spar/.

Poznamka: Obvody se soustfedénymi parametry navrhnéte i v pfipade, kdy vychazeji nerealizovatelné hodnoty.



Z.adani Cislo 144

Navrh uzkopasmového zesilovace

Ukol: Navrhnéte jednostupiiovy tranzistorovy zesilovaé

s tranzistorem at60586 na frekvenci 3200 MHz. Vstupni a vystupni ptizptisobovaci obvody
proved'te:

a) s diskrétnimi souc¢astkami

b) pomoci tsekit mikropaskového vedeni.

Pokyny k vypracovani:

Zkontrolujte, zda je tranzistor na zadané frekvenci stabilni. Pokud tomu tak neni, pozadejte
cvi¢iciho o zménu zadani.

Mikropaskova vedeni navrhnéte na podlozce o sile h=1 mm, pokovené 20 mikrometrti silnou
vrstvou médi. Relativni permitivita podlozky je rovna 4, ztratovy Cinitel pak 0,001. Pii navrhu
uvazujte vliv diskontinuit (oteviené konce, odboceni) na vedeni.

Porovnejte mozné alternativy zapojeni. UrCete Sitku pasma pro pokles pienosu -3dB a pasmo, v
némz je prizpusobeni na vstupu a vystupu lepsi nez -20dB. Urcete tolerancni pdsma soucastek
(rozmérh vedeni) tak, aby teoreticka vytéZnost vyroby byla alespont 90%.

Navrh zpracujte tak, zZe bude obsahovat titulni stranu s udaji o zpracovateli, toto zadani, schéma
zapojeni navrzenych obvodii, hodnoty soucastek, graficka znazornéni vypoctenych charakteristik

zesilovacu (velikosti odrazli a pfenost, zavislosti vytéznosti vyroby na hodnotach soucéstek) a
vykres motivu mikropaskovych vedeni. Parametry tranzistor naleznete na www.mide.cz/spar/.

Poznamka: Obvody se soustfedénymi parametry navrhnéte i v pfipade, kdy vychazeji nerealizovatelné hodnoty.



Z.adani cislo 145

Navrh uzkopasmového zesilovace

Ukol: Navrhnéte jednostupiiovy tranzistorovy zesilovaé

s tranzistorem thx05 na frekvenci 14421 MHz. Vstupni a vystupni ptizpisobovaci obvody
proved'te:

a) s diskrétnimi souc¢astkami

b) pomoci tsekit mikropaskového vedeni.

Pokyny k vypracovani:

Zkontrolujte, zda je tranzistor na zadané frekvenci stabilni. Pokud tomu tak neni, pozadejte
cvi¢iciho o zménu zadani.

Mikropaskova vedeni navrhnéte na podlozce o sile h=1 mm, pokovené 20 mikrometrti silnou
vrstvou médi. Relativni permitivita podlozky je rovna 4, ztratovy Cinitel pak 0,001. Pii navrhu
uvazujte vliv diskontinuit (oteviené konce, odboceni) na vedeni.

Porovnejte mozné alternativy zapojeni. UrCete Sitku pasma pro pokles pienosu -3dB a pasmo, v
némz je prizpusobeni na vstupu a vystupu lepsi nez -20dB. Urcete tolerancni pdsma soucastek
(rozmérh vedeni) tak, aby teoreticka vytéZnost vyroby byla alespont 90%.

Navrh zpracujte tak, zZe bude obsahovat titulni stranu s udaji o zpracovateli, toto zadani, schéma
zapojeni navrzenych obvodii, hodnoty soucastek, graficka znazornéni vypoctenych charakteristik

zesilovacu (velikosti odrazl a pfenost, zavislosti vytéznosti vyroby na hodnotach soucéstek) a
vykres motivu mikropaskovych vedeni. Parametry tranzistor naleznete na www.mide.cz/spar/.

Poznamka: Obvody se soustfedénymi parametry navrhnéte i v pfipade, kdy vychazeji nerealizovatelné hodnoty.



Z.adani cislo 146

Navrh uzkopasmového zesilovace

Ukol: Navrhnéte jednostupiiovy tranzistorovy zesilovaé

s tranzistorem at21400 na frekvenci 6500 MHz. Vstupni a vystupni ptizpisobovaci obvody
proved'te:

a) s diskrétnimi souc¢astkami

b) pomoci tsekit mikropaskového vedeni.

Pokyny k vypracovani:

Zkontrolujte, zda je tranzistor na zadané frekvenci stabilni. Pokud tomu tak neni, pozadejte
cvi¢iciho o zménu zadani.

Mikropaskova vedeni navrhnéte na podlozce o sile h=1 mm, pokovené 20 mikrometrti silnou
vrstvou médi. Relativni permitivita podlozky je rovna 4, ztratovy Cinitel pak 0,001. Pii navrhu
uvazujte vliv diskontinuit (oteviené konce, odboceni) na vedeni.

Porovnejte mozné alternativy zapojeni. UrCete Sitku pasma pro pokles pienosu -3dB a pasmo, v
némz je prizpusobeni na vstupu a vystupu lepsi nez -20dB. Urcete tolerancni pdsma soucastek
(rozmérh vedeni) tak, aby teoreticka vytéZnost vyroby byla alespont 90%.

Navrh zpracujte tak, zZe bude obsahovat titulni stranu s udaji o zpracovateli, toto zadani, schéma
zapojeni navrzenych obvodii, hodnoty soucastek, graficka znazornéni vypoctenych charakteristik

zesilovacu (velikosti odrazli a pfenost, zavislosti vytéznosti vyroby na hodnotach soucéstek) a
vykres motivu mikropaskovych vedeni. Parametry tranzistor naleznete na www.mide.cz/spar/.

Poznamka: Obvody se soustfedénymi parametry navrhnéte i v pfipade, kdy vychazeji nerealizovatelné hodnoty.



Z.adani cislo 147

Navrh uzkopasmového zesilovace

Ukol: Navrhnéte jednostupiiovy tranzistorovy zesilovaé

s tranzistorem atf14484 na frekvenci 16973 MHz. Vstupni a vystupni pfizptisobovaci obvody
proved'te:

a) s diskrétnimi souc¢astkami

b) pomoci tsekit mikropaskového vedeni.

Pokyny k vypracovani:

Zkontrolujte, zda je tranzistor na zadané frekvenci stabilni. Pokud tomu tak neni, pozadejte
cvi¢iciho o zménu zadani.

Mikropaskova vedeni navrhnéte na podlozce o sile h=1 mm, pokovené 20 mikrometrti silnou
vrstvou médi. Relativni permitivita podlozky je rovna 4, ztratovy Cinitel pak 0,001. Pfi navrhu
uvazujte vliv diskontinuit (oteviené konce, odboceni) na vedeni.

Porovnejte mozné alternativy zapojeni. UrCete Sitku pasma pro pokles pienosu -3dB a pasmo, v
némz je prizpusobeni na vstupu a vystupu lepsi nez -20dB. Urcete tolerancni pdsma soucastek
(rozmérh vedeni) tak, aby teoreticka vytéZnost vyroby byla alespont 90%.

Navrh zpracujte tak, zZe bude obsahovat titulni stranu s udaji o zpracovateli, toto zadani, schéma
zapojeni navrzenych obvodii, hodnoty soucastek, graficka znazornéni vypoctenych charakteristik

zesilovacu (velikosti odrazl a pfenost, zavislosti vytéznosti vyroby na hodnotach soucéstek) a
vykres motivu mikropaskovych vedeni. Parametry tranzistor naleznete na www.mide.cz/spar/.

Poznamka: Obvody se soustfedénymi parametry navrhnéte i v pfipad€, kdy vychazeji nerealizovatelné hodnoty.



Z.adani cislo 148

Navrh uzkopasmového zesilovace

Ukol: Navrhnéte jednostupiiovy tranzistorovy zesilovaé

s tranzistorem atf13284 na frekvenci 13555 MHz. Vstupni a vystupni pfizptisobovaci obvody
proved'te:

a) s diskrétnimi souc¢astkami

b) pomoci tsekit mikropaskového vedeni.

Pokyny k vypracovani:

Zkontrolujte, zda je tranzistor na zadané frekvenci stabilni. Pokud tomu tak neni, pozadejte
cvi¢iciho o zménu zadani.

Mikropaskova vedeni navrhnéte na podlozce o sile h=1 mm, pokovené 20 mikrometrti silnou
vrstvou médi. Relativni permitivita podlozky je rovna 4, ztratovy Cinitel pak 0,001. Pfi navrhu
uvazujte vliv diskontinuit (oteviené konce, odboceni) na vedeni.

Porovnejte mozné alternativy zapojeni. UrCete Sitku pasma pro pokles pienosu -3dB a pasmo, v
némz je prizpusobeni na vstupu a vystupu lepsi nez -20dB. Urcete tolerancni pdsma soucastek
(rozmérh vedeni) tak, aby teoreticka vytéZnost vyroby byla alespont 90%.

Navrh zpracujte tak, Ze bude obsahovat titulni stranu s udaji o zpracovateli, toto zadani, schéma
zapojeni navrzenych obvodii, hodnoty soucastek, graficka znazornéni vypoctenych charakteristik

zesilovacu (velikosti odrazli a pfenost, zavislosti vytéznosti vyroby na hodnotach soucéstek) a
vykres motivu mikropaskovych vedeni. Parametry tranzistor naleznete na www.mide.cz/spar/.

Poznamka: Obvody se soustfedénymi parametry navrhnéte i v pfipade, kdy vychazeji nerealizovatelné hodnoty.



Z.adani cislo 149

Navrh uzkopasmového zesilovace

Ukol: Navrhnéte jednostupiiovy tranzistorovy zesilovaé

s tranzistorem atf26884 na frekvenci 15005 MHz. Vstupni a vystupni pfizptisobovaci obvody
proved'te:

a) s diskrétnimi souc¢astkami

b) pomoci tsekit mikropaskového vedeni.

Pokyny k vypracovani:

Zkontrolujte, zda je tranzistor na zadané frekvenci stabilni. Pokud tomu tak neni, pozadejte
cvi¢iciho o zménu zadani.

Mikropaskova vedeni navrhnéte na podlozce o sile h=1 mm, pokovené 20 mikrometrti silnou
vrstvou médi. Relativni permitivita podlozky je rovna 4, ztratovy Cinitel pak 0,001. Pfi navrhu
uvazujte vliv diskontinuit (oteviené konce, odboceni) na vedeni.

Porovnejte mozné alternativy zapojeni. UrCete Sitku pasma pro pokles pienosu -3dB a pasmo, v
némz je prizpusobeni na vstupu a vystupu lepsi nez -20dB. Urcete tolerancni pdsma soucastek
(rozmérh vedeni) tak, aby teoreticka vytéZnost vyroby byla alespont 90%.

Navrh zpracujte tak, Ze bude obsahovat titulni stranu s udaji o zpracovateli, toto zadani, schéma
zapojeni navrzenych obvodii, hodnoty soucastek, graficka znazornéni vypoctenych charakteristik

zesilovacu (velikosti odrazli a pfenost, zavislosti vytéznosti vyroby na hodnotach soucéstek) a
vykres motivu mikropaskovych vedeni. Parametry tranzistor naleznete na www.mide.cz/spar/.

Poznamka: Obvody se soustfedénymi parametry navrhnéte i v pfipade, kdy vychazeji nerealizovatelné hodnoty.



Z.adani cislo 150

Navrh uzkopasmového zesilovace

Ukol: Navrhnéte jednostupiiovy tranzistorovy zesilovaé

s tranzistorem vem905 na frekvenci 11200 MHz. Vstupni a vystupni pfizpusobovaci obvody
proved'te:

a) s diskrétnimi souc¢astkami

b) pomoci tsekit mikropaskového vedeni.

Pokyny k vypracovani:

Zkontrolujte, zda je tranzistor na zadané frekvenci stabilni. Pokud tomu tak neni, pozadejte
cvi¢iciho o zménu zadani.

Mikropaskova vedeni navrhnéte na podlozce o sile h=1 mm, pokovené 20 mikrometrti silnou
vrstvou médi. Relativni permitivita podlozky je rovna 4, ztratovy Cinitel pak 0,001. Pii navrhu
uvazujte vliv diskontinuit (oteviené konce, odboceni) na vedeni.

Porovnejte mozné alternativy zapojeni. UrCete Sitku pasma pro pokles pienosu -3dB a pasmo, v
némz je prizpusobeni na vstupu a vystupu lepsi nez -20dB. Urcete tolerancni pdsma soucastek
(rozmérh vedeni) tak, aby teoreticka vytéZnost vyroby byla alespont 90%.

Navrh zpracujte tak, ze bude obsahovat titulni stranu s udaji o zpracovateli, toto zadani, schéma
zapojeni navrzenych obvodii, hodnoty soucastek, graficka znazornéni vypoctenych charakteristik

zesilovacu (velikosti odrazli a pfenost, zavislosti vytéznosti vyroby na hodnotach soucéstek) a
vykres motivu mikropaskovych vedeni. Parametry tranzistor naleznete na www.mide.cz/spar/.

Poznamka: Obvody se soustfedénymi parametry navrhnéte i v pfipade, kdy vychazeji nerealizovatelné hodnoty.



Z.adani cislo 151

Navrh uzkopasmového zesilovace

Ukol: Navrhnéte jednostupiiovy tranzistorovy zesilovaé

s tranzistorem atf26150 na frekvenci 12745 MHz. Vstupni a vystupni pfizptisobovaci obvody
proved'te:

a) s diskrétnimi souc¢astkami

b) pomoci tsekit mikropaskového vedeni.

Pokyny k vypracovani:

Zkontrolujte, zda je tranzistor na zadané frekvenci stabilni. Pokud tomu tak neni, pozadejte
cvi¢iciho o zménu zadani.

Mikropaskova vedeni navrhnéte na podlozce o sile h=1 mm, pokovené 20 mikrometrti silnou
vrstvou médi. Relativni permitivita podlozky je rovna 4, ztratovy Cinitel pak 0,001. Pfi navrhu
uvazujte vliv diskontinuit (oteviené konce, odboceni) na vedeni.

Porovnejte mozné alternativy zapojeni. UrCete Sitku pasma pro pokles pienosu -3dB a pasmo, v
némz je prizpusobeni na vstupu a vystupu lepsi nez -20dB. Urcete tolerancni pdsma soucastek
(rozmérh vedeni) tak, aby teoreticka vytéZnost vyroby byla alespont 90%.

Navrh zpracujte tak, Ze bude obsahovat titulni stranu s udaji o zpracovateli, toto zadani, schéma
zapojeni navrzenych obvodii, hodnoty soucastek, graficka znazornéni vypoctenych charakteristik

zesilovacu (velikosti odrazli a pfenost, zavislosti vytéznosti vyroby na hodnotach soucéstek) a
vykres motivu mikropaskovych vedeni. Parametry tranzistor naleznete na www.mide.cz/spar/.

Poznamka: Obvody se soustfedénymi parametry navrhnéte i v pfipade, kdy vychazeji nerealizovatelné hodnoty.



Z.adani cislo 152

Navrh uzkopasmového zesilovace

Ukol: Navrhnéte jednostupiiovy tranzistorovy zesilovaé

s tranzistorem atf13284 na frekvenci 16200 MHz. Vstupni a vystupni ptizptisobovaci obvody
proved'te:

a) s diskrétnimi souc¢astkami

b) pomoci tsekit mikropaskového vedeni.

Pokyny k vypracovani:

Zkontrolujte, zda je tranzistor na zadané frekvenci stabilni. Pokud tomu tak neni, pozadejte
cvi¢iciho o zménu zadani.

Mikropaskova vedeni navrhnéte na podlozce o sile h=1 mm, pokovené 20 mikrometrti silnou
vrstvou médi. Relativni permitivita podlozky je rovna 4, ztratovy Cinitel pak 0,001. Pfi navrhu
uvazujte vliv diskontinuit (oteviené konce, odboceni) na vedeni.

Porovnejte mozné alternativy zapojeni. UrCete Sitku pasma pro pokles pienosu -3dB a pasmo, v
némz je prizpusobeni na vstupu a vystupu lepsi nez -20dB. Urcete tolerancni pdsma soucastek
(rozmérh vedeni) tak, aby teoreticka vytéZnost vyroby byla alespont 90%.

Navrh zpracujte tak, Ze bude obsahovat titulni stranu s udaji o zpracovateli, toto zadani, schéma
zapojeni navrzenych obvodii, hodnoty soucastek, graficka znazornéni vypoctenych charakteristik

zesilovacu (velikosti odrazli a pfenost, zavislosti vytéznosti vyroby na hodnotach soucéstek) a
vykres motivu mikropaskovych vedeni. Parametry tranzistor naleznete na www.mide.cz/spar/.

Poznamka: Obvody se soustfedénymi parametry navrhnéte i v pfipade, kdy vychazeji nerealizovatelné hodnoty.



Z.adani cislo 153

Navrh uzkopasmového zesilovace

Ukol: Navrhnéte jednostupiiovy tranzistorovy zesilovaé

s tranzistorem atf45171 na frekvenci 7834 MHz. Vstupni a vystupni pfizpisobovaci obvody
proved'te:

a) s diskrétnimi souc¢astkami

b) pomoci tsekit mikropaskového vedeni.

Pokyny k vypracovani:

Zkontrolujte, zda je tranzistor na zadané frekvenci stabilni. Pokud tomu tak neni, pozadejte
cvi¢iciho o zménu zadani.

Mikropaskova vedeni navrhnéte na podlozce o sile h=1 mm, pokovené 20 mikrometrti silnou
vrstvou médi. Relativni permitivita podlozky je rovna 4, ztratovy Cinitel pak 0,001. Pii navrhu
uvazujte vliv diskontinuit (oteviené konce, odboceni) na vedeni.

Porovnejte mozné alternativy zapojeni. UrCete Sitku pasma pro pokles pienosu -3dB a pasmo, v
némz je prizpusobeni na vstupu a vystupu lepsi nez -20dB. Urcete tolerancni pdsma soucastek
(rozmérh vedeni) tak, aby teoreticka vytéZnost vyroby byla alespont 90%.

Navrh zpracujte tak, ze bude obsahovat titulni stranu s udaji o zpracovateli, toto zadani, schéma
zapojeni navrzenych obvodii, hodnoty soucastek, graficka znazornéni vypoctenych charakteristik

zesilovacu (velikosti odrazli a pfenost, zavislosti vytéznosti vyroby na hodnotach soucéstek) a
vykres motivu mikropaskovych vedeni. Parametry tranzistor naleznete na www.mide.cz/spar/.

Poznamka: Obvody se soustfedénymi parametry navrhnéte i v pfipade, kdy vychazeji nerealizovatelné hodnoty.



Z.adani cCislo 154

Navrh uzkopasmového zesilovace

Ukol: Navrhnéte jednostupiiovy tranzistorovy zesilovaé

s tranzistorem thx05 na frekvenci 16928 MHz. Vstupni a vystupni ptizpisobovaci obvody
proved'te:

a) s diskrétnimi souc¢astkami

b) pomoci tsekil mikropaskového vedeni.

Pokyny k vypracovani:

Zkontrolujte, zda je tranzistor na zadané frekvenci stabilni. Pokud tomu tak neni, pozadejte
cvi¢iciho o zménu zadani.

Mikropaskova vedeni navrhnéte na podlozce o sile h=1 mm, pokovené 20 mikrometrti silnou
vrstvou médi. Relativni permitivita podlozky je rovna 4, ztratovy Cinitel pak 0,001. Pii navrhu
uvazujte vliv diskontinuit (oteviené konce, odboceni) na vedeni.

Porovnejte mozné alternativy zapojeni. UrCete Sitku pasma pro pokles pienosu -3dB a pasmo, v
némz je prizpusobeni na vstupu a vystupu lepsi nez -20dB. Urcete tolerancni pdsma soucastek
(rozmérh vedeni) tak, aby teoreticka vytéZnost vyroby byla alespont 90%.

Navrh zpracujte tak, ze bude obsahovat titulni stranu s udaji o zpracovateli, toto zadani, schéma
zapojeni navrzenych obvodii, hodnoty soucastek, graficka znazornéni vypoctenych charakteristik

zesilovacu (velikosti odrazli a pfenost, zavislosti vytéznosti vyroby na hodnotach soucéstek) a
vykres motivu mikropaskovych vedeni. Parametry tranzistor naleznete na www.mide.cz/spar/.

Poznamka: Obvody se soustfedénymi parametry navrhnéte i v pfipade, kdy vychazeji nerealizovatelné hodnoty.



Z.adani cislo 155

Navrh uzkopasmového zesilovace

Ukol: Navrhnéte jednostupiiovy tranzistorovy zesilovaé

s tranzistorem thx05 na frekvenci 12547 MHz. Vstupni a vystupni pfizpisobovaci obvody
proved'te:

a) s diskrétnimi souc¢astkami

b) pomoci tsekit mikropaskového vedeni.

Pokyny k vypracovani:

Zkontrolujte, zda je tranzistor na zadané frekvenci stabilni. Pokud tomu tak neni, pozadejte
cvi¢iciho o zménu zadani.

Mikropaskova vedeni navrhnéte na podlozce o sile h=1 mm, pokovené 20 mikrometrti silnou
vrstvou médi. Relativni permitivita podlozky je rovna 4, ztratovy Cinitel pak 0,001. Pii navrhu
uvazujte vliv diskontinuit (oteviené konce, odboceni) na vedeni.

Porovnejte mozné alternativy zapojeni. UrCete Sitku pasma pro pokles pienosu -3dB a pasmo, v
némz je prizpusobeni na vstupu a vystupu lepsi nez -20dB. Urcete tolerancni pdsma soucastek
(rozmérh vedeni) tak, aby teoreticka vytéZnost vyroby byla alespont 90%.

Navrh zpracujte tak, ze bude obsahovat titulni stranu s udaji o zpracovateli, toto zadani, schéma
zapojeni navrzenych obvodii, hodnoty soucastek, graficka znazornéni vypoctenych charakteristik

zesilovacu (velikosti odrazli a pfenost, zavislosti vytéznosti vyroby na hodnotach soucéstek) a
vykres motivu mikropaskovych vedeni. Parametry tranzistor naleznete na www.mide.cz/spar/.

Poznamka: Obvody se soustfedénymi parametry navrhnéte i v pfipade, kdy vychazeji nerealizovatelné hodnoty.



Z.adani cislo 156

Navrh uzkopasmového zesilovace

Ukol: Navrhnéte jednostupiiovy tranzistorovy zesilovaé

s tranzistorem atf26150 na frekvenci 14321 MHz. Vstupni a vystupni pfizptisobovaci obvody
proved'te:

a) s diskrétnimi souc¢astkami

b) pomoci tsekit mikropaskového vedeni.

Pokyny k vypracovani:

Zkontrolujte, zda je tranzistor na zadané frekvenci stabilni. Pokud tomu tak neni, pozadejte
cvi¢iciho o zménu zadani.

Mikropaskova vedeni navrhnéte na podlozce o sile h=1 mm, pokovené 20 mikrometrti silnou
vrstvou médi. Relativni permitivita podlozky je rovna 4, ztratovy Cinitel pak 0,001. Pfi navrhu
uvazujte vliv diskontinuit (oteviené konce, odboceni) na vedeni.

Porovnejte mozné alternativy zapojeni. UrCete Sitku pasma pro pokles pienosu -3dB a pasmo, v
némz je prizpusobeni na vstupu a vystupu lepsi nez -20dB. Urcete tolerancni pdsma soucastek
(rozmé&rh vedeni) tak, aby teoreticka vytéZnost vyroby byla alespont 90%.

Navrh zpracujte tak, Ze bude obsahovat titulni stranu s udaji o zpracovateli, toto zadani, schéma
zapojeni navrzenych obvodii, hodnoty soucastek, graficka znazornéni vypoctenych charakteristik

zesilovacu (velikosti odrazl a pfenost, zavislosti vytéznosti vyroby na hodnotach soucéstek) a
vykres motivu mikropaskovych vedeni. Parametry tranzistor naleznete na www.mide.cz/spar/.

Poznamka: Obvody se soustfedénymi parametry navrhnéte i v pfipade, kdy vychazeji nerealizovatelné hodnoty.



Z.adani cislo 157

Navrh uzkopasmového zesilovace

Ukol: Navrhnéte jednostupiiovy tranzistorovy zesilovaé

s tranzistorem atf14484 na frekvenci 12321 MHz. Vstupni a vystupni ptizptisobovaci obvody
proved'te:

a) s diskrétnimi souc¢astkami

b) pomoci tsekil mikropaskového vedeni.

Pokyny k vypracovani:

Zkontrolujte, zda je tranzistor na zadané frekvenci stabilni. Pokud tomu tak neni, pozadejte
cvi¢iciho o zménu zadani.

Mikropaskova vedeni navrhnéte na podlozce o sile h=1 mm, pokovené 20 mikrometrti silnou
vrstvou médi. Relativni permitivita podlozky je rovna 4, ztratovy Cinitel pak 0,001. Pfi navrhu
uvazujte vliv diskontinuit (oteviené konce, odboceni) na vedeni.

Porovnejte mozné alternativy zapojeni. UrCete Sitku pasma pro pokles pienosu -3dB a pasmo, v
némz je prizpusobeni na vstupu a vystupu lepsi nez -20dB. Urcete tolerancni pdsma soucastek
(rozmérh vedeni) tak, aby teoreticka vytéZnost vyroby byla alespont 90%.

Navrh zpracujte tak, Ze bude obsahovat titulni stranu s udaji o zpracovateli, toto zadani, schéma
zapojeni navrzenych obvodii, hodnoty soucastek, graficka znazornéni vypoctenych charakteristik

zesilovacu (velikosti odrazli a pfenost, zavislosti vytéznosti vyroby na hodnotach soucéstek) a
vykres motivu mikropaskovych vedeni. Parametry tranzistor naleznete na www.mide.cz/spar/.

Poznamka: Obvody se soustfedénymi parametry navrhnéte i v pfipade, kdy vychazeji nerealizovatelné hodnoty.



Z.adani cislo 158

Navrh uzkopasmového zesilovace

Ukol: Navrhnéte jednostupiiovy tranzistorovy zesilovaé

s tranzistorem atf13336 na frekvenci 10500 MHz. Vstupni a vystupni pfizptisobovaci obvody
proved'te:

a) s diskrétnimi souc¢astkami

b) pomoci tsekit mikropaskového vedeni.

Pokyny k vypracovani:

Zkontrolujte, zda je tranzistor na zadané frekvenci stabilni. Pokud tomu tak neni, pozadejte
cvi¢iciho o zménu zadani.

Mikropaskova vedeni navrhnéte na podlozce o sile h=1 mm, pokovené 20 mikrometrti silnou
vrstvou médi. Relativni permitivita podlozky je rovna 4, ztratovy Cinitel pak 0,001. Pfi navrhu
uvazujte vliv diskontinuit (oteviené konce, odboceni) na vedeni.

Porovnejte mozné alternativy zapojeni. UrCete Sitku pasma pro pokles pienosu -3dB a pasmo, v
némz je prizpusobeni na vstupu a vystupu lepsi nez -20dB. Urcete tolerancni pdsma soucastek
(rozmérh vedeni) tak, aby teoreticka vytéZnost vyroby byla alespont 90%.

Navrh zpracujte tak, Ze bude obsahovat titulni stranu s udaji o zpracovateli, toto zadani, schéma
zapojeni navrzenych obvodii, hodnoty soucastek, graficka znazornéni vypoctenych charakteristik

zesilovacu (velikosti odrazli a pfenost, zavislosti vytéznosti vyroby na hodnotach soucéstek) a
vykres motivu mikropaskovych vedeni. Parametry tranzistor naleznete na www.mide.cz/spar/.

Poznamka: Obvody se soustfedénymi parametry navrhnéte i v pfipade, kdy vychazeji nerealizovatelné hodnoty.



Z.adani cislo 159

Navrh uzkopasmového zesilovace

Ukol: Navrhnéte jednostupiiovy tranzistorovy zesilovaé

s tranzistorem at21400 na frekvenci 4500 MHz. Vstupni a vystupni ptizpisobovaci obvody
proved'te:

a) s diskrétnimi souc¢astkami

b) pomoci tsekit mikropaskového vedeni.

Pokyny k vypracovani:

Zkontrolujte, zda je tranzistor na zadané frekvenci stabilni. Pokud tomu tak neni, pozadejte
cvi¢iciho o zménu zadani.

Mikropaskova vedeni navrhnéte na podlozce o sile h=1 mm, pokovené 20 mikrometrti silnou
vrstvou médi. Relativni permitivita podlozky je rovna 4, ztratovy Cinitel pak 0,001. Pii navrhu
uvazujte vliv diskontinuit (oteviené konce, odboceni) na vedeni.

Porovnejte mozné alternativy zapojeni. UrCete Sitku pasma pro pokles pienosu -3dB a pasmo, v
némz je prizpusobeni na vstupu a vystupu lepsi nez -20dB. Urcete tolerancni pdsma soucastek
(rozmérh vedeni) tak, aby teoreticka vytéZnost vyroby byla alespont 90%.

Navrh zpracujte tak, Ze bude obsahovat titulni stranu s tdaji o zpracovateli, toto zadani, schéma
zapojeni navrzenych obvodii, hodnoty soucastek, graficka znazornéni vypoctenych charakteristik

zesilovacu (velikosti odrazli a pfenost, zavislosti vytéznosti vyroby na hodnotach soucéstek) a
vykres motivu mikropaskovych vedeni. Parametry tranzistor naleznete na www.mide.cz/spar/.

Poznamka: Obvody se soustfedénymi parametry navrhnéte i v pfipade, kdy vychazeji nerealizovatelné hodnoty.



Z.adani cislo 160

Navrh uzkopasmového zesilovace

Ukol: Navrhnéte jednostupiiovy tranzistorovy zesilovaé

s tranzistorem at21400 na frekvenci 9500 MHz. Vstupni a vystupni ptizpisobovaci obvody
proved'te:

a) s diskrétnimi souc¢astkami

b) pomoci tsekit mikropaskového vedeni.

Pokyny k vypracovani:

Zkontrolujte, zda je tranzistor na zadané frekvenci stabilni. Pokud tomu tak neni, pozadejte
cvi¢iciho o zménu zadani.

Mikropaskova vedeni navrhnéte na podlozce o sile h=1 mm, pokovené 20 mikrometrti silnou
vrstvou médi. Relativni permitivita podlozky je rovna 4, ztratovy Cinitel pak 0,001. Pfi navrhu
uvazujte vliv diskontinuit (oteviené konce, odboceni) na vedeni.

Porovnejte mozné alternativy zapojeni. UrCete Sitku pasma pro pokles pienosu -3dB a pasmo, v
némz je prizpusobeni na vstupu a vystupu lepsi nez -20dB. Urcete tolerancni pdsma soucastek
(rozmérh vedeni) tak, aby teoreticka vytéZnost vyroby byla alespont 90%.

Navrh zpracujte tak, zZe bude obsahovat titulni stranu s udaji o zpracovateli, toto zadani, schéma
zapojeni navrzenych obvodii, hodnoty soucastek, graficka znazornéni vypoctenych charakteristik

zesilovacu (velikosti odrazli a pfenost, zavislosti vytéznosti vyroby na hodnotach soucéstek) a
vykres motivu mikropaskovych vedeni. Parametry tranzistor naleznete na www.mide.cz/spar/.

Poznamka: Obvody se soustfedénymi parametry navrhnéte i v pfipade, kdy vychazeji nerealizovatelné hodnoty.



Z.adani cislo 161

Navrh uzkopasmového zesilovace

Ukol: Navrhnéte jednostupiiovy tranzistorovy zesilovaé

s tranzistorem atf13284 na frekvenci 13832 MHz. Vstupni a vystupni ptizptisobovaci obvody
proved'te:

a) s diskrétnimi souc¢astkami

b) pomoci tsekit mikropaskového vedeni.

Pokyny k vypracovani:

Zkontrolujte, zda je tranzistor na zadané frekvenci stabilni. Pokud tomu tak neni, pozadejte
cvi¢iciho o zménu zadani.

Mikropaskova vedeni navrhnéte na podlozce o sile h=1 mm, pokovené 20 mikrometrti silnou
vrstvou médi. Relativni permitivita podlozky je rovna 4, ztratovy Cinitel pak 0,001. Pfi navrhu
uvazujte vliv diskontinuit (oteviené konce, odboceni) na vedeni.

Porovnejte mozné alternativy zapojeni. UrCete Sitku pasma pro pokles pienosu -3dB a pasmo, v
némz je prizpusobeni na vstupu a vystupu lepsi nez -20dB. Urcete tolerancni pdsma soucastek
(rozmérh vedeni) tak, aby teoreticka vytéZnost vyroby byla alespont 90%.

Navrh zpracujte tak, zZe bude obsahovat titulni stranu s udaji o zpracovateli, toto zadani, schéma
zapojeni navrzenych obvodii, hodnoty soucastek, graficka znazornéni vypoctenych charakteristik

zesilovacu (velikosti odrazl a pfenost, zavislosti vytéznosti vyroby na hodnotach soucéstek) a
vykres motivu mikropaskovych vedeni. Parametry tranzistor naleznete na www.mide.cz/spar/.

Poznamka: Obvody se soustfedénymi parametry navrhnéte i v pfipad€, kdy vychazeji nerealizovatelné hodnoty.



Z.adani cislo 162

Navrh uzkopasmového zesilovace

Ukol: Navrhnéte jednostupiiovy tranzistorovy zesilovaé

s tranzistorem at60586 na frekvenci 4050 MHz. Vstupni a vystupni ptizpisobovaci obvody
proved'te:

a) s diskrétnimi souc¢astkami

b) pomoci tsekit mikropaskového vedeni.

Pokyny k vypracovani:

Zkontrolujte, zda je tranzistor na zadané frekvenci stabilni. Pokud tomu tak neni, pozadejte
cvi¢iciho o zménu zadani.

Mikropaskova vedeni navrhnéte na podlozce o sile h=1 mm, pokovené 20 mikrometrti silnou
vrstvou médi. Relativni permitivita podlozky je rovna 4, ztratovy Cinitel pak 0,001. Pii navrhu
uvazujte vliv diskontinuit (oteviené konce, odboceni) na vedeni.

Porovnejte mozné alternativy zapojeni. UrCete Sitku pasma pro pokles pienosu -3dB a pasmo, v
némz je prizpusobeni na vstupu a vystupu lepsi nez -20dB. Urcete tolerancni pdsma soucastek
(rozmérh vedeni) tak, aby teoreticka vytéZnost vyroby byla alespont 90%.

Navrh zpracujte tak, Ze bude obsahovat titulni stranu s udaji o zpracovateli, toto zadani, schéma
zapojeni navrzenych obvodii, hodnoty soucastek, graficka znazornéni vypoctenych charakteristik

zesilovacu (velikosti odrazli a pfenost, zavislosti vytéznosti vyroby na hodnotach soucéstek) a
vykres motivu mikropaskovych vedeni. Parametry tranzistor naleznete na www.mide.cz/spar/.

Poznamka: Obvody se soustfedénymi parametry navrhnéte i v pfipade, kdy vychazeji nerealizovatelné hodnoty.



Z.adani cislo 163

Navrh uzkopasmového zesilovace

Ukol: Navrhnéte jednostupiiovy tranzistorovy zesilovaé

s tranzistorem bfg65 na frekvenci 1005 MHz. Vstupni a vystupni ptizplisobovaci obvody
proved'te:

a) s diskrétnimi souc¢astkami

b) pomoci tsekit mikropaskového vedeni.

Pokyny k vypracovani:

Zkontrolujte, zda je tranzistor na zadané frekvenci stabilni. Pokud tomu tak neni, pozadejte
cvi¢iciho o zménu zadani.

Mikropaskova vedeni navrhnéte na podlozce o sile h=1 mm, pokovené 20 mikrometrti silnou
vrstvou médi. Relativni permitivita podlozky je rovna 4, ztratovy Cinitel pak 0,001. Pfi navrhu
uvazujte vliv diskontinuit (oteviené konce, odboceni) na vedeni.

Porovnejte mozné alternativy zapojeni. UrCete Sitku pasma pro pokles pienosu -3dB a pasmo, v
némz je prizpusobeni na vstupu a vystupu lepsi nez -20dB. Urcete tolerancni pdsma soucastek
(rozmérh vedeni) tak, aby teoreticka vytéZnost vyroby byla alespont 90%.

Navrh zpracujte tak, zZe bude obsahovat titulni stranu s udaji o zpracovateli, toto zadani, schéma
zapojeni navrzenych obvodii, hodnoty soucastek, graficka znazornéni vypoctenych charakteristik

zesilovacu (velikosti odrazli a pfenost, zavislosti vytéznosti vyroby na hodnotach soucéstek) a
vykres motivu mikropaskovych vedeni. Parametry tranzistor naleznete na www.mide.cz/spar/.

Poznamka: Obvody se soustfedénymi parametry navrhnéte i v pfipade, kdy vychazeji nerealizovatelné hodnoty.



Z.adani cCislo 164

Navrh uzkopasmového zesilovace

Ukol: Navrhnéte jednostupiiovy tranzistorovy zesilovaé

s tranzistorem bfr91 na frekvenci 708 MHz. Vstupni a vystupni pfizptisobovaci obvody
proved'te:

a) s diskrétnimi souc¢astkami

b) pomoci tsekit mikropaskového vedeni.

Pokyny k vypracovani:

Zkontrolujte, zda je tranzistor na zadané frekvenci stabilni. Pokud tomu tak neni, pozadejte
cvi¢iciho o zménu zadani.

Mikropaskova vedeni navrhnéte na podlozce o sile h=1 mm, pokovené 20 mikrometrti silnou
vrstvou médi. Relativni permitivita podlozky je rovna 4, ztratovy Cinitel pak 0,001. Pii navrhu
uvazujte vliv diskontinuit (oteviené konce, odboceni) na vedeni.

Porovnejte mozné alternativy zapojeni. UrCete Sitku pasma pro pokles pienosu -3dB a pasmo, v
némz je prizpusobeni na vstupu a vystupu lepsi nez -20dB. Urcete tolerancni pdsma soucastek
(rozmérh vedeni) tak, aby teoreticka vytéZnost vyroby byla alespont 90%.

Navrh zpracujte tak, ze bude obsahovat titulni stranu s udaji o zpracovateli, toto zadani, schéma
zapojeni navrzenych obvodii, hodnoty soucastek, graficka znazornéni vypoctenych charakteristik

zesilovacu (velikosti odrazli a pfenost, zavislosti vytéznosti vyroby na hodnotach soucéstek) a
vykres motivu mikropaskovych vedeni. Parametry tranzistor naleznete na www.mide.cz/spar/.

Poznamka: Obvody se soustfedénymi parametry navrhnéte i v pfipade, kdy vychazeji nerealizovatelné hodnoty.



Z.adani cislo 165

Navrh uzkopasmového zesilovace

Ukol: Navrhnéte jednostupiiovy tranzistorovy zesilovaé

s tranzistorem thx05 na frekvenci 17989 MHz. Vstupni a vystupni ptizpisobovaci obvody
proved'te:

a) s diskrétnimi souc¢astkami

b) pomoci tsekit mikropaskového vedeni.

Pokyny k vypracovani:

Zkontrolujte, zda je tranzistor na zadané frekvenci stabilni. Pokud tomu tak neni, pozadejte
cvi¢iciho o zménu zadani.

Mikropaskova vedeni navrhnéte na podlozce o sile h=1 mm, pokovené 20 mikrometrti silnou
vrstvou médi. Relativni permitivita podlozky je rovna 4, ztratovy Cinitel pak 0,001. Pii navrhu
uvazujte vliv diskontinuit (oteviené konce, odboceni) na vedeni.

Porovnejte mozné alternativy zapojeni. UrCete Sitku pasma pro pokles pienosu -3dB a pasmo, v
némz je prizpusobeni na vstupu a vystupu lepsi nez -20dB. Urcete tolerancni pdsma soucastek
(rozmérh vedeni) tak, aby teoreticka vytéZnost vyroby byla alespont 90%.

Navrh zpracujte tak, ze bude obsahovat titulni stranu s udaji o zpracovateli, toto zadani, schéma
zapojeni navrzenych obvodii, hodnoty soucastek, graficka znazornéni vypoctenych charakteristik

zesilovacu (velikosti odrazli a pfenost, zavislosti vytéznosti vyroby na hodnotach soucéstek) a
vykres motivu mikropaskovych vedeni. Parametry tranzistor naleznete na www.mide.cz/spar/.

Poznamka: Obvody se soustfedénymi parametry navrhnéte i v pfipade, kdy vychazeji nerealizovatelné hodnoty.



Z.adani Cislo 166

Navrh uzkopasmového zesilovace

Ukol: Navrhnéte jednostupiiovy tranzistorovy zesilovaé

s tranzistorem bfr90 na frekvenci 1605 MHz. Vstupni a vystupni ptizpisobovaci obvody
proved'te:

a) s diskrétnimi souc¢astkami

b) pomoci tsekil mikropaskového vedeni.

Pokyny k vypracovani:

Zkontrolujte, zda je tranzistor na zadané frekvenci stabilni. Pokud tomu tak neni, pozadejte
cvi¢iciho o zménu zadani.

Mikropaskova vedeni navrhnéte na podlozce o sile h=1 mm, pokovené 20 mikrometrti silnou
vrstvou médi. Relativni permitivita podlozky je rovna 4, ztratovy Cinitel pak 0,001. Pfi navrhu
uvazujte vliv diskontinuit (oteviené konce, odboceni) na vedeni.

Porovnejte mozné alternativy zapojeni. UrCete Sitku pasma pro pokles pienosu -3dB a pasmo, v
némz je prizpusobeni na vstupu a vystupu lepsi nez -20dB. Urcete tolerancni pdsma soucastek
(rozmérh vedeni) tak, aby teoreticka vytéZnost vyroby byla alespont 90%.

Navrh zpracujte tak, ze bude obsahovat titulni stranu s udaji o zpracovateli, toto zadani, schéma
zapojeni navrzenych obvodii, hodnoty soucastek, graficka znazornéni vypoctenych charakteristik

zesilovacu (velikosti odrazl a pfenost, zavislosti vytéznosti vyroby na hodnotach soucéstek) a
vykres motivu mikropaskovych vedeni. Parametry tranzistor naleznete na www.mide.cz/spar/.

Poznamka: Obvody se soustfedénymi parametry navrhnéte i v pfipade, kdy vychazeji nerealizovatelné hodnoty.



Z.adani cislo 167

Navrh uzkopasmového zesilovace

Ukol: Navrhnéte jednostupiiovy tranzistorovy zesilovaé

s tranzistorem atf26884 na frekvenci 15534 MHz. Vstupni a vystupni pfizptisobovaci obvody
proved'te:

a) s diskrétnimi souc¢astkami

b) pomoci tsekit mikropaskového vedeni.

Pokyny k vypracovani:

Zkontrolujte, zda je tranzistor na zadané frekvenci stabilni. Pokud tomu tak neni, pozadejte
cvi¢iciho o zménu zadani.

Mikropaskova vedeni navrhnéte na podlozce o sile h=1 mm, pokovené 20 mikrometrti silnou
vrstvou médi. Relativni permitivita podlozky je rovna 4, ztratovy Cinitel pak 0,001. Pfi navrhu
uvazujte vliv diskontinuit (oteviené konce, odboceni) na vedeni.

Porovnejte mozné alternativy zapojeni. UrCete Sitku pasma pro pokles pienosu -3dB a pasmo, v
némz je prizpusobeni na vstupu a vystupu lepsi nez -20dB. Urcete tolerancni pdsma soucastek
(rozmérh vedeni) tak, aby teoreticka vytéZnost vyroby byla alespont 90%.

Navrh zpracujte tak, Ze bude obsahovat titulni stranu s udaji o zpracovateli, toto zadani, schéma
zapojeni navrzenych obvodii, hodnoty soucastek, graficka znazornéni vypoctenych charakteristik

zesilovacu (velikosti odrazli a pfenost, zavislosti vytéznosti vyroby na hodnotach soucéstek) a
vykres motivu mikropaskovych vedeni. Parametry tranzistor naleznete na www.mide.cz/spar/.

Poznamka: Obvody se soustfedénymi parametry navrhnéte i v pfipade, kdy vychazeji nerealizovatelné hodnoty.



Z.adani cislo 168

Navrh uzkopasmového zesilovace

Ukol: Navrhnéte jednostupiiovy tranzistorovy zesilovaé

s tranzistorem atf21100 na frekvenci 8743 MHz. Vstupni a vystupni pfizpisobovaci obvody
proved'te:

a) s diskrétnimi souc¢astkami

b) pomoci tsekil mikropaskového vedeni.

Pokyny k vypracovani:

Zkontrolujte, zda je tranzistor na zadané frekvenci stabilni. Pokud tomu tak neni, pozadejte
cvi¢iciho o zménu zadani.

Mikropaskova vedeni navrhnéte na podlozce o sile h=1 mm, pokovené 20 mikrometrti silnou
vrstvou médi. Relativni permitivita podlozky je rovna 4, ztratovy Cinitel pak 0,001. Pii navrhu
uvazujte vliv diskontinuit (oteviené konce, odboceni) na vedeni.

Porovnejte mozné alternativy zapojeni. UrCete Sitku pasma pro pokles pienosu -3dB a pasmo, v
némz je prizpusobeni na vstupu a vystupu lepsi nez -20dB. Urcete tolerancni pdsma soucastek
(rozmérh vedeni) tak, aby teoreticka vytéZnost vyroby byla alespont 90%.

Navrh zpracujte tak, ze bude obsahovat titulni stranu s udaji o zpracovateli, toto zadani, schéma
zapojeni navrzenych obvodii, hodnoty soucastek, graficka znazornéni vypoctenych charakteristik

zesilovacu (velikosti odrazli a pfenost, zavislosti vytéznosti vyroby na hodnotach soucéstek) a
vykres motivu mikropaskovych vedeni. Parametry tranzistor naleznete na www.mide.cz/spar/.

Poznamka: Obvody se soustfedénymi parametry navrhnéte i v pfipade, kdy vychazeji nerealizovatelné hodnoty.



Z.adani cislo 169

Navrh uzkopasmového zesilovace

Ukol: Navrhnéte jednostupiiovy tranzistorovy zesilovaé

s tranzistorem atf26884 na frekvenci 14054 MHz. Vstupni a vystupni pfizptisobovaci obvody
proved'te:

a) s diskrétnimi souc¢astkami

b) pomoci tsekit mikropaskového vedeni.

Pokyny k vypracovani:

Zkontrolujte, zda je tranzistor na zadané frekvenci stabilni. Pokud tomu tak neni, pozadejte
cvi¢iciho o zménu zadani.

Mikropaskova vedeni navrhnéte na podlozce o sile h=1 mm, pokovené 20 mikrometrti silnou
vrstvou médi. Relativni permitivita podlozky je rovna 4, ztratovy Cinitel pak 0,001. Pfi navrhu
uvazujte vliv diskontinuit (oteviené konce, odboceni) na vedeni.

Porovnejte mozné alternativy zapojeni. UrCete Sitku pasma pro pokles pienosu -3dB a pasmo, v
némz je prizpusobeni na vstupu a vystupu lepsi nez -20dB. Urcete tolerancni pdsma soucastek
(rozmérh vedeni) tak, aby teoreticka vytéZnost vyroby byla alespont 90%.

Navrh zpracujte tak, Ze bude obsahovat titulni stranu s udaji o zpracovateli, toto zadani, schéma
zapojeni navrzenych obvodii, hodnoty soucastek, graficka znazornéni vypoctenych charakteristik

zesilovacu (velikosti odrazli a pfenost, zavislosti vytéznosti vyroby na hodnotach soucéstek) a
vykres motivu mikropaskovych vedeni. Parametry tranzistor naleznete na www.mide.cz/spar/.

Poznamka: Obvody se soustfedénymi parametry navrhnéte i v pfipade, kdy vychazeji nerealizovatelné hodnoty.



Z.adani cislo 170

Navrh uzkopasmového zesilovace

Ukol: Navrhnéte jednostupiiovy tranzistorovy zesilovaé

s tranzistorem nec70000 na frekvenci 18204 MHz. Vstupni a vystupni ptizplisobovaci obvody
proved'te:

a) s diskrétnimi souc¢astkami

b) pomoci tsekil mikropaskového vedeni.

Pokyny k vypracovani:

Zkontrolujte, zda je tranzistor na zadané frekvenci stabilni. Pokud tomu tak neni, pozadejte
cvi¢iciho o zménu zadani.

Mikropaskova vedeni navrhnéte na podlozce o sile h=1 mm, pokovené 20 mikrometrti silnou
vrstvou médi. Relativni permitivita podlozky je rovna 4, ztratovy Cinitel pak 0,001. Pfi navrhu
uvazujte vliv diskontinuit (oteviené konce, odboceni) na vedeni.

Porovnejte mozné alternativy zapojeni. UrCete Sitku pasma pro pokles pienosu -3dB a pasmo, v
némz je prizpusobeni na vstupu a vystupu lepsi nez -20dB. Urcete tolerancni pdsma soucastek
(rozmérh vedeni) tak, aby teoreticka vytéZnost vyroby byla alespont 90%.

Navrh zpracujte tak, ze bude obsahovat titulni stranu s udaji o zpracovateli, toto zadani, schéma
zapojeni navrzenych obvodii, hodnoty soucastek, graficka znazornéni vypoctenych charakteristik

zesilovacu (velikosti odrazli a pfenost, zavislosti vytéznosti vyroby na hodnotach soucéstek) a
vykres motivu mikropaskovych vedeni. Parametry tranzistor naleznete na www.mide.cz/spar/.

Poznamka: Obvody se soustfedénymi parametry navrhnéte i v pfipade, kdy vychazeji nerealizovatelné hodnoty.



Z.adani Cislo 171

Navrh uzkopasmového zesilovace

Ukol: Navrhnéte jednostupiiovy tranzistorovy zesilovaé

s tranzistorem mgf1402 na frekvenci 10702 MHz. Vstupni a vystupni ptizpisobovaci obvody
proved'te:

a) s diskrétnimi souc¢astkami

b) pomoci tsekit mikropaskového vedeni.

Pokyny k vypracovani:

Zkontrolujte, zda je tranzistor na zadané frekvenci stabilni. Pokud tomu tak neni, pozadejte
cvi¢iciho o zménu zadani.

Mikropaskova vedeni navrhnéte na podlozce o sile h=1 mm, pokovené 20 mikrometrti silnou
vrstvou médi. Relativni permitivita podlozky je rovna 4, ztratovy Cinitel pak 0,001. Pii navrhu
uvazujte vliv diskontinuit (oteviené konce, odboceni) na vedeni.

Porovnejte mozné alternativy zapojeni. UrCete Sitku pasma pro pokles pienosu -3dB a pasmo, v
némz je prizpusobeni na vstupu a vystupu lepsi nez -20dB. Urcete tolerancni pdsma soucastek
(rozmérh vedeni) tak, aby teoreticka vytéZnost vyroby byla alespont 90%.

Navrh zpracujte tak, ze bude obsahovat titulni stranu s udaji o zpracovateli, toto zadani, schéma
zapojeni navrzenych obvodii, hodnoty soucastek, graficka znazornéni vypoctenych charakteristik

zesilovacu (velikosti odrazli a pfenost, zavislosti vytéznosti vyroby na hodnotach soucéstek) a
vykres motivu mikropaskovych vedeni. Parametry tranzistor naleznete na www.mide.cz/spar/.

Poznamka: Obvody se soustfedénymi parametry navrhnéte i v pfipade, kdy vychazeji nerealizovatelné hodnoty.



Z.adani Cislo 172

Navrh uzkopasmového zesilovace

Ukol: Navrhnéte jednostupiiovy tranzistorovy zesilovaé

s tranzistorem at12535 na frekvenci 7750 MHz. Vstupni a vystupni ptizptisobovaci obvody
proved'te:

a) s diskrétnimi souc¢astkami

b) pomoci tsekit mikropaskového vedeni.

Pokyny k vypracovani:

Zkontrolujte, zda je tranzistor na zadané frekvenci stabilni. Pokud tomu tak neni, pozadejte
cvi¢iciho o zménu zadani.

Mikropaskova vedeni navrhnéte na podlozce o sile h=1 mm, pokovené 20 mikrometrti silnou
vrstvou médi. Relativni permitivita podlozky je rovna 4, ztratovy Cinitel pak 0,001. Pii navrhu
uvazujte vliv diskontinuit (oteviené konce, odboceni) na vedeni.

Porovnejte mozné alternativy zapojeni. UrCete Sitku pasma pro pokles pienosu -3dB a pasmo, v
némz je prizpusobeni na vstupu a vystupu lepsi nez -20dB. Urcete tolerancni pdsma soucastek
(rozmérh vedeni) tak, aby teoreticka vytéZnost vyroby byla alespont 90%.

Navrh zpracujte tak, zZe bude obsahovat titulni stranu s udaji o zpracovateli, toto zadani, schéma
zapojeni navrzenych obvodii, hodnoty soucastek, graficka znazornéni vypoctenych charakteristik

zesilovacu (velikosti odrazli a pfenost, zavislosti vytéznosti vyroby na hodnotach soucéstek) a
vykres motivu mikropaskovych vedeni. Parametry tranzistor naleznete na www.mide.cz/spar/.

Poznamka: Obvody se soustfedénymi parametry navrhnéte i v pfipade, kdy vychazeji nerealizovatelné hodnoty.



Z.adani Cislo 173

Navrh uzkopasmového zesilovace

Ukol: Navrhnéte jednostupiiovy tranzistorovy zesilovaé

s tranzistorem nec70000 na frekvenci 20123 MHz. Vstupni a vystupni ptizplisobovaci obvody
proved'te:

a) s diskrétnimi souc¢astkami

b) pomoci tsekil mikropaskového vedeni.

Pokyny k vypracovani:

Zkontrolujte, zda je tranzistor na zadané frekvenci stabilni. Pokud tomu tak neni, pozadejte
cvi¢iciho o zménu zadani.

Mikropaskova vedeni navrhnéte na podlozce o sile h=1 mm, pokovené 20 mikrometrti silnou
vrstvou médi. Relativni permitivita podlozky je rovna 4, ztratovy Cinitel pak 0,001. Pfi navrhu
uvazujte vliv diskontinuit (oteviené konce, odboceni) na vedeni.

Porovnejte mozné alternativy zapojeni. UrCete Sitku pasma pro pokles pienosu -3dB a pasmo, v
némz je prizpusobeni na vstupu a vystupu lepsi nez -20dB. Urcete tolerancni pdsma soucastek
(rozmérh vedeni) tak, aby teoreticka vytéZnost vyroby byla alespont 90%.

Navrh zpracujte tak, Ze bude obsahovat titulni stranu s udaji o zpracovateli, toto zadani, schéma
zapojeni navrzenych obvodii, hodnoty soucastek, graficka znazornéni vypoctenych charakteristik

zesilovacu (velikosti odrazli a pfenost, zavislosti vytéznosti vyroby na hodnotach soucéstek) a
vykres motivu mikropaskovych vedeni. Parametry tranzistor naleznete na www.mide.cz/spar/.

Poznamka: Obvody se soustfedénymi parametry navrhnéte i v pfipade, kdy vychazeji nerealizovatelné hodnoty.



Z.adani cCislo 174

Navrh uzkopasmového zesilovace

Ukol: Navrhnéte jednostupiiovy tranzistorovy zesilovaé

s tranzistorem atf45171 na frekvenci 9200 MHz. Vstupni a vystupni pfizpisobovaci obvody
proved'te:

a) s diskrétnimi souc¢astkami

b) pomoci tsekit mikropaskového vedeni.

Pokyny k vypracovani:

Zkontrolujte, zda je tranzistor na zadané frekvenci stabilni. Pokud tomu tak neni, pozadejte
cvi¢iciho o zménu zadani.

Mikropaskova vedeni navrhnéte na podlozce o sile h=1 mm, pokovené 20 mikrometrti silnou
vrstvou médi. Relativni permitivita podlozky je rovna 4, ztratovy Cinitel pak 0,001. Pii navrhu
uvazujte vliv diskontinuit (oteviené konce, odboceni) na vedeni.

Porovnejte mozné alternativy zapojeni. UrCete Sitku pasma pro pokles pienosu -3dB a pasmo, v
némz je prizpusobeni na vstupu a vystupu lepsi nez -20dB. Urcete tolerancni pdsma soucastek
(rozmérh vedeni) tak, aby teoreticka vytéZnost vyroby byla alespont 90%.

Navrh zpracujte tak, ze bude obsahovat titulni stranu s udaji o zpracovateli, toto zadani, schéma
zapojeni navrzenych obvodii, hodnoty soucastek, graficka znazornéni vypoctenych charakteristik

zesilovacu (velikosti odrazli a pfenost, zavislosti vytéznosti vyroby na hodnotach soucéstek) a
vykres motivu mikropaskovych vedeni. Parametry tranzistor naleznete na www.mide.cz/spar/.

Poznamka: Obvody se soustfedénymi parametry navrhnéte i v pfipade, kdy vychazeji nerealizovatelné hodnoty.



Z.adani cislo 175

Navrh uzkopasmového zesilovace

Ukol: Navrhnéte jednostupiiovy tranzistorovy zesilovaé

s tranzistorem atf13336 na frekvenci 14200 MHz. Vstupni a vystupni pfizptisobovaci obvody
proved'te:

a) s diskrétnimi souc¢astkami

b) pomoci tsekit mikropaskového vedeni.

Pokyny k vypracovani:

Zkontrolujte, zda je tranzistor na zadané frekvenci stabilni. Pokud tomu tak neni, pozadejte
cvi¢iciho o zménu zadani.

Mikropaskova vedeni navrhnéte na podlozce o sile h=1 mm, pokovené 20 mikrometrti silnou
vrstvou médi. Relativni permitivita podlozky je rovna 4, ztratovy Cinitel pak 0,001. Pfi navrhu
uvazujte vliv diskontinuit (oteviené konce, odboceni) na vedeni.

Porovnejte mozné alternativy zapojeni. UrCete Sitku pasma pro pokles pienosu -3dB a pasmo, v
némz je prizpusobeni na vstupu a vystupu lepsi nez -20dB. Urcete tolerancni pdsma soucastek
(rozmérh vedeni) tak, aby teoreticka vytéZnost vyroby byla alespont 90%.

Navrh zpracujte tak, zZe bude obsahovat titulni stranu s udaji o zpracovateli, toto zadani, schéma
zapojeni navrzenych obvodii, hodnoty soucastek, graficka znazornéni vypoctenych charakteristik

zesilovacu (velikosti odrazl a pfenost, zavislosti vytéznosti vyroby na hodnotach soucéstek) a
vykres motivu mikropaskovych vedeni. Parametry tranzistor naleznete na www.mide.cz/spar/.

Poznamka: Obvody se soustfedénymi parametry navrhnéte i v pfipade, kdy vychazeji nerealizovatelné hodnoty.



Z.adani Cislo 176

Navrh uzkopasmového zesilovace

Ukol: Navrhnéte jednostupiiovy tranzistorovy zesilovaé

s tranzistorem A60200a na frekvenci 4650 MHz. Vstupni a vystupni ptizpisobovaci obvody
proved'te:

a) s diskrétnimi souc¢astkami

b) pomoci tsekit mikropaskového vedeni.

Pokyny k vypracovani:

Zkontrolujte, zda je tranzistor na zadané frekvenci stabilni. Pokud tomu tak neni, pozadejte
cvi¢iciho o zménu zadani.

Mikropaskova vedeni navrhnéte na podlozce o sile h=1 mm, pokovené 20 mikrometrti silnou
vrstvou médi. Relativni permitivita podlozky je rovna 4, ztratovy Cinitel pak 0,001. Pii navrhu
uvazujte vliv diskontinuit (oteviené konce, odboceni) na vedeni.

Porovnejte mozné alternativy zapojeni. UrCete Sitku pasma pro pokles pienosu -3dB a pasmo, v
némz je prizpusobeni na vstupu a vystupu lepsi nez -20dB. Urcete tolerancni pdsma soucastek
(rozmérh vedeni) tak, aby teoreticka vytéZnost vyroby byla alespont 90%.

Navrh zpracujte tak, Ze bude obsahovat titulni stranu s udaji o zpracovateli, toto zadani, schéma
zapojeni navrzenych obvodii, hodnoty soucastek, graficka znazornéni vypoctenych charakteristik

zesilovacu (velikosti odrazli a pfenost, zavislosti vytéznosti vyroby na hodnotach soucéstek) a
vykres motivu mikropaskovych vedeni. Parametry tranzistor naleznete na www.mide.cz/spar/.

Poznamka: Obvody se soustfedénymi parametry navrhnéte i v pfipade, kdy vychazeji nerealizovatelné hodnoty.



Z.adani Cislo 177

Navrh uzkopasmového zesilovace

Ukol: Navrhnéte jednostupiiovy tranzistorovy zesilovaé

s tranzistorem atf26884 na frekvenci 13045 MHz. Vstupni a vystupni ptizptisobovaci obvody
proved'te:

a) s diskrétnimi souc¢astkami

b) pomoci tsekit mikropaskového vedeni.

Pokyny k vypracovani:

Zkontrolujte, zda je tranzistor na zadané frekvenci stabilni. Pokud tomu tak neni, pozadejte
cvi¢iciho o zménu zadani.

Mikropaskova vedeni navrhnéte na podlozce o sile h=1 mm, pokovené 20 mikrometrti silnou
vrstvou médi. Relativni permitivita podlozky je rovna 4, ztratovy Cinitel pak 0,001. Pfi navrhu
uvazujte vliv diskontinuit (oteviené konce, odboceni) na vedeni.

Porovnejte mozné alternativy zapojeni. UrCete Sitku pasma pro pokles pienosu -3dB a pasmo, v
némz je prizpusobeni na vstupu a vystupu lepsi nez -20dB. Urcete tolerancni pdsma soucastek
(rozmérh vedeni) tak, aby teoreticka vytéZnost vyroby byla alespont 90%.

Navrh zpracujte tak, Ze bude obsahovat titulni stranu s udaji o zpracovateli, toto zadani, schéma
zapojeni navrzenych obvodii, hodnoty soucastek, graficka znazornéni vypoctenych charakteristik

zesilovacu (velikosti odrazli a pfenost, zavislosti vytéznosti vyroby na hodnotach soucéstek) a
vykres motivu mikropaskovych vedeni. Parametry tranzistor naleznete na www.mide.cz/spar/.

Poznamka: Obvody se soustfedénymi parametry navrhnéte i v pfipade, kdy vychazeji nerealizovatelné hodnoty.



Z.adani Cislo 178

Navrh uzkopasmového zesilovace

Ukol: Navrhnéte jednostupiiovy tranzistorovy zesilovaé

s tranzistorem nec70000 na frekvenci 19200 MHz. Vstupni a vystupni ptizplisobovaci obvody
proved'te:

a) s diskrétnimi souc¢astkami

b) pomoci tsekil mikropaskového vedeni.

Pokyny k vypracovani:

Zkontrolujte, zda je tranzistor na zadané frekvenci stabilni. Pokud tomu tak neni, pozadejte
cvi¢iciho o zménu zadani.

Mikropaskova vedeni navrhnéte na podlozce o sile h=1 mm, pokovené 20 mikrometrti silnou
vrstvou médi. Relativni permitivita podlozky je rovna 4, ztratovy Cinitel pak 0,001. Pfi navrhu
uvazujte vliv diskontinuit (oteviené konce, odboceni) na vedeni.

Porovnejte mozné alternativy zapojeni. UrCete Sitku pasma pro pokles pienosu -3dB a pasmo, v
némz je prizpusobeni na vstupu a vystupu lepsi nez -20dB. Urcete tolerancni pdsma soucastek
(rozmérh vedeni) tak, aby teoreticka vytéZnost vyroby byla alespont 90%.

Navrh zpracujte tak, Ze bude obsahovat titulni stranu s udaji o zpracovateli, toto zadani, schéma
zapojeni navrzenych obvodii, hodnoty soucastek, graficka znazornéni vypoctenych charakteristik

zesilovacu (velikosti odrazli a pfenost, zavislosti vytéznosti vyroby na hodnotach soucéstek) a
vykres motivu mikropaskovych vedeni. Parametry tranzistor naleznete na www.mide.cz/spar/.

Poznamka: Obvody se soustfedénymi parametry navrhnéte i v pfipade, kdy vychazeji nerealizovatelné hodnoty.



Z.adani cislo 179

Navrh uzkopasmového zesilovace

Ukol: Navrhnéte jednostupiiovy tranzistorovy zesilovaé

s tranzistorem mav11 na frekvenci 607 MHz. Vstupni a vystupni pfizpisobovaci obvody
proved'te:

a) s diskrétnimi souc¢astkami

b) pomoci tsekit mikropaskového vedeni.

Pokyny k vypracovani:

Zkontrolujte, zda je tranzistor na zadané frekvenci stabilni. Pokud tomu tak neni, pozadejte
cvi¢iciho o zménu zadani.

Mikropaskova vedeni navrhnéte na podlozce o sile h=1 mm, pokovené 20 mikrometrti silnou
vrstvou médi. Relativni permitivita podlozky je rovna 4, ztratovy Cinitel pak 0,001. Pii navrhu
uvazujte vliv diskontinuit (oteviené konce, odboceni) na vedeni.

Porovnejte mozné alternativy zapojeni. UrCete Sitku pasma pro pokles pienosu -3dB a pasmo, v
némz je prizpusobeni na vstupu a vystupu lepsi nez -20dB. Urcete tolerancni pdsma soucastek
(rozmérh vedeni) tak, aby teoreticka vytéZnost vyroby byla alespont 90%.

Navrh zpracujte tak, zZe bude obsahovat titulni stranu s udaji o zpracovateli, toto zadani, schéma
zapojeni navrzenych obvodii, hodnoty soucastek, graficka znazornéni vypoctenych charakteristik

zesilovacu (velikosti odrazl a pfenost, zavislosti vytéznosti vyroby na hodnotach soucéstek) a
vykres motivu mikropaskovych vedeni. Parametry tranzistor naleznete na www.mide.cz/spar/.

Poznamka: Obvody se soustfedénymi parametry navrhnéte i v pfipade, kdy vychazeji nerealizovatelné hodnoty.



Z.adani cislo 180

Navrh uzkopasmového zesilovace

Ukol: Navrhnéte jednostupiiovy tranzistorovy zesilovaé

s tranzistorem nec645 na frekvenci 1600 MHz. Vstupni a vystupni ptizpiisobovaci obvody
proved'te:

a) s diskrétnimi souc¢astkami

b) pomoci tsekit mikropaskového vedeni.

Pokyny k vypracovani:

Zkontrolujte, zda je tranzistor na zadané frekvenci stabilni. Pokud tomu tak neni, pozadejte
cvi¢iciho o zménu zadani.

Mikropaskova vedeni navrhnéte na podlozce o sile h=1 mm, pokovené 20 mikrometrti silnou
vrstvou médi. Relativni permitivita podlozky je rovna 4, ztratovy Cinitel pak 0,001. Pfi navrhu
uvazujte vliv diskontinuit (oteviené konce, odboceni) na vedeni.

Porovnejte mozné alternativy zapojeni. UrCete Sitku pasma pro pokles pienosu -3dB a pasmo, v
némz je prizpusobeni na vstupu a vystupu lepsi nez -20dB. Urcete tolerancni pdsma soucastek
(rozmérh vedeni) tak, aby teoreticka vytéZnost vyroby byla alespont 90%.

Navrh zpracujte tak, zZe bude obsahovat titulni stranu s udaji o zpracovateli, toto zadani, schéma
zapojeni navrzenych obvodii, hodnoty soucastek, graficka znazornéni vypoctenych charakteristik

zesilovacu (velikosti odrazl a pfenost, zavislosti vytéznosti vyroby na hodnotach soucéstek) a
vykres motivu mikropaskovych vedeni. Parametry tranzistor naleznete na www.mide.cz/spar/.

Poznamka: Obvody se soustfedénymi parametry navrhnéte i v pfipade, kdy vychazeji nerealizovatelné hodnoty.



Z.adani cislo 181

Navrh uzkopasmového zesilovace

Ukol: Navrhnéte jednostupiiovy tranzistorovy zesilovaé

s tranzistorem a60570a na frekvenci 3350 MHz. Vstupni a vystupni ptizpiisobovaci obvody
proved'te:

a) s diskrétnimi souc¢astkami

b) pomoci tsekit mikropaskového vedeni.

Pokyny k vypracovani:

Zkontrolujte, zda je tranzistor na zadané frekvenci stabilni. Pokud tomu tak neni, pozadejte
cvi¢iciho o zménu zadani.

Mikropaskova vedeni navrhnéte na podlozce o sile h=1 mm, pokovené 20 mikrometrti silnou
vrstvou médi. Relativni permitivita podlozky je rovna 4, ztratovy Cinitel pak 0,001. Pii navrhu
uvazujte vliv diskontinuit (oteviené konce, odboceni) na vedeni.

Porovnejte mozné alternativy zapojeni. UrCete Sitku pasma pro pokles pienosu -3dB a pasmo, v
némz je prizpusobeni na vstupu a vystupu lepsi nez -20dB. Urcete tolerancni pdsma soucastek
(rozmérh vedeni) tak, aby teoreticka vytéZnost vyroby byla alespont 90%.

Navrh zpracujte tak, zZe bude obsahovat titulni stranu s udaji o zpracovateli, toto zadani, schéma
zapojeni navrzenych obvodii, hodnoty soucastek, graficka znazornéni vypoctenych charakteristik

zesilovacu (velikosti odrazl a pfenost, zavislosti vytéznosti vyroby na hodnotach soucéstek) a
vykres motivu mikropaskovych vedeni. Parametry tranzistor naleznete na www.mide.cz/spar/.

Poznamka: Obvody se soustfedénymi parametry navrhnéte i v pfipade, kdy vychazeji nerealizovatelné hodnoty.



Z.adani cislo 182

Navrh uzkopasmového zesilovace

Ukol: Navrhnéte jednostupiiovy tranzistorovy zesilovaé

s tranzistorem atf14484 na frekvenci 12754 MHz. Vstupni a vystupni pfizptisobovaci obvody
proved'te:

a) s diskrétnimi souc¢astkami

b) pomoci tsekil mikropaskového vedeni.

Pokyny k vypracovani:

Zkontrolujte, zda je tranzistor na zadané frekvenci stabilni. Pokud tomu tak neni, pozadejte
cvi¢iciho o zménu zadani.

Mikropaskova vedeni navrhnéte na podlozce o sile h=1 mm, pokovené 20 mikrometrti silnou
vrstvou médi. Relativni permitivita podlozky je rovna 4, ztratovy Cinitel pak 0,001. Pfi navrhu
uvazujte vliv diskontinuit (oteviené konce, odboceni) na vedeni.

Porovnejte mozné alternativy zapojeni. UrCete Sitku pasma pro pokles pienosu -3dB a pasmo, v
némz je prizpusobeni na vstupu a vystupu lepsi nez -20dB. Urcete tolerancni pdsma soucastek
(rozmérh vedeni) tak, aby teoreticka vytéZnost vyroby byla alespont 90%.

Navrh zpracujte tak, Ze bude obsahovat titulni stranu s udaji o zpracovateli, toto zadani, schéma
zapojeni navrzenych obvodii, hodnoty soucastek, graficka znazornéni vypoctenych charakteristik

zesilovacu (velikosti odrazli a pfenost, zavislosti vytéznosti vyroby na hodnotach soucéstek) a
vykres motivu mikropaskovych vedeni. Parametry tranzistor naleznete na www.mide.cz/spar/.

Poznamka: Obvody se soustfedénymi parametry navrhnéte i v pfipade, kdy vychazeji nerealizovatelné hodnoty.



Z.adani cislo 183

Navrh uzkopasmového zesilovace

Ukol: Navrhnéte jednostupiiovy tranzistorovy zesilovaé

s tranzistorem bfr91 na frekvenci 502 MHz. Vstupni a vystupni piizptisobovaci obvody
proved'te:

a) s diskrétnimi souc¢astkami

b) pomoci tsekit mikropaskového vedeni.

Pokyny k vypracovani:

Zkontrolujte, zda je tranzistor na zadané frekvenci stabilni. Pokud tomu tak neni, pozadejte
cvi¢iciho o zménu zadani.

Mikropaskova vedeni navrhnéte na podlozce o sile h=1 mm, pokovené 20 mikrometrti silnou
vrstvou médi. Relativni permitivita podlozky je rovna 4, ztratovy Cinitel pak 0,001. Pii navrhu
uvazujte vliv diskontinuit (oteviené konce, odboceni) na vedeni.

Porovnejte mozné alternativy zapojeni. UrCete Sitku pasma pro pokles pienosu -3dB a pasmo, v
némz je prizpusobeni na vstupu a vystupu lepsi nez -20dB. Urcete tolerancni pdsma soucastek
(rozmérh vedeni) tak, aby teoreticka vytéZnost vyroby byla alespont 90%.

Navrh zpracujte tak, ze bude obsahovat titulni stranu s udaji o zpracovateli, toto zadani, schéma
zapojeni navrzenych obvodii, hodnoty soucastek, graficka znazornéni vypoctenych charakteristik

zesilovacu (velikosti odrazli a pfenost, zavislosti vytéznosti vyroby na hodnotach soucéstek) a
vykres motivu mikropaskovych vedeni. Parametry tranzistor naleznete na www.mide.cz/spar/.

Poznamka: Obvody se soustfedénymi parametry navrhnéte i v pfipad€, kdy vychazeji nerealizovatelné hodnoty.



Z.adani cCislo 184

Navrh uzkopasmového zesilovace

Ukol: Navrhnéte jednostupiiovy tranzistorovy zesilovaé

s tranzistorem atf26150 na frekvenci 11600 MHz. Vstupni a vystupni ptizptisobovaci obvody
proved'te:

a) s diskrétnimi souc¢astkami

b) pomoci tsekit mikropaskového vedeni.

Pokyny k vypracovani:

Zkontrolujte, zda je tranzistor na zadané frekvenci stabilni. Pokud tomu tak neni, pozadejte
cvi¢iciho o zménu zadani.

Mikropaskova vedeni navrhnéte na podlozce o sile h=1 mm, pokovené 20 mikrometrti silnou
vrstvou médi. Relativni permitivita podlozky je rovna 4, ztratovy Cinitel pak 0,001. Pfi navrhu
uvazujte vliv diskontinuit (oteviené konce, odboceni) na vedeni.

Porovnejte mozné alternativy zapojeni. UrCete Sitku pasma pro pokles pienosu -3dB a pasmo, v
némz je prizpusobeni na vstupu a vystupu lepsi nez -20dB. Urcete tolerancni pdsma soucastek
(rozmé&rh vedeni) tak, aby teoreticka vytéZnost vyroby byla alespont 90%.

Navrh zpracujte tak, Ze bude obsahovat titulni stranu s udaji o zpracovateli, toto zadani, schéma
zapojeni navrzenych obvodii, hodnoty soucastek, graficka znazornéni vypoctenych charakteristik

zesilovacu (velikosti odrazl a pfenost, zavislosti vytéznosti vyroby na hodnotach soucéstek) a
vykres motivu mikropaskovych vedeni. Parametry tranzistor naleznete na www.mide.cz/spar/.

Poznamka: Obvody se soustfedénymi parametry navrhnéte i v pfipade, kdy vychazeji nerealizovatelné hodnoty.



Z.adani cislo 185

Navrh uzkopasmového zesilovace

Ukol: Navrhnéte jednostupiiovy tranzistorovy zesilovaé

s tranzistorem thx05 na frekvenci 18253 MHz. Vstupni a vystupni ptizpisobovaci obvody
proved'te:

a) s diskrétnimi souc¢astkami

b) pomoci tsekit mikropaskového vedeni.

Pokyny k vypracovani:

Zkontrolujte, zda je tranzistor na zadané frekvenci stabilni. Pokud tomu tak neni, pozadejte
cvi¢iciho o zménu zadani.

Mikropaskova vedeni navrhnéte na podlozce o sile h=1 mm, pokovené 20 mikrometrti silnou
vrstvou médi. Relativni permitivita podlozky je rovna 4, ztratovy Cinitel pak 0,001. Pii navrhu
uvazujte vliv diskontinuit (oteviené konce, odboceni) na vedeni.

Porovnejte mozné alternativy zapojeni. UrCete Sitku pasma pro pokles pienosu -3dB a pasmo, v
némz je prizpusobeni na vstupu a vystupu lepsi nez -20dB. Urcete tolerancni pdsma soucastek
(rozmérh vedeni) tak, aby teoreticka vytéZnost vyroby byla alespont 90%.

Navrh zpracujte tak, ze bude obsahovat titulni stranu s udaji o zpracovateli, toto zadani, schéma
zapojeni navrzenych obvodii, hodnoty soucastek, graficka znazornéni vypoctenych charakteristik

zesilovacu (velikosti odrazli a pfenost, zavislosti vytéznosti vyroby na hodnotach soucéstek) a
vykres motivu mikropaskovych vedeni. Parametry tranzistor naleznete na www.mide.cz/spar/.

Poznamka: Obvody se soustfedénymi parametry navrhnéte i v pfipade, kdy vychazeji nerealizovatelné hodnoty.



Z.adani cislo 186

Navrh uzkopasmového zesilovace

Ukol: Navrhnéte jednostupiiovy tranzistorovy zesilovaé

s tranzistorem at21400 na frekvenci 5000 MHz. Vstupni a vystupni ptizptisobovaci obvody
proved'te:

a) s diskrétnimi souc¢astkami

b) pomoci tsekit mikropaskového vedeni.

Pokyny k vypracovani:

Zkontrolujte, zda je tranzistor na zadané frekvenci stabilni. Pokud tomu tak neni, pozadejte
cvi¢iciho o zménu zadani.

Mikropaskova vedeni navrhnéte na podlozce o sile h=1 mm, pokovené 20 mikrometrti silnou
vrstvou médi. Relativni permitivita podlozky je rovna 4, ztratovy Cinitel pak 0,001. Pii navrhu
uvazujte vliv diskontinuit (oteviené konce, odboceni) na vedeni.

Porovnejte mozné alternativy zapojeni. UrCete Sitku pasma pro pokles pienosu -3dB a pasmo, v
némz je prizpusobeni na vstupu a vystupu lepsi nez -20dB. Urcete tolerancni pdsma soucastek
(rozmérh vedeni) tak, aby teoreticka vytéZnost vyroby byla alespont 90%.

Navrh zpracujte tak, zZe bude obsahovat titulni stranu s udaji o zpracovateli, toto zadani, schéma
zapojeni navrzenych obvodii, hodnoty soucastek, graficka znazornéni vypoctenych charakteristik

zesilovacu (velikosti odrazli a pfenost, zavislosti vytéznosti vyroby na hodnotach soucéstek) a
vykres motivu mikropaskovych vedeni. Parametry tranzistor naleznete na www.mide.cz/spar/.

Poznamka: Obvody se soustfedénymi parametry navrhnéte i v pfipade, kdy vychazeji nerealizovatelné hodnoty.



Z.adani cislo 187

Navrh uzkopasmového zesilovace

Ukol: Navrhnéte jednostupiiovy tranzistorovy zesilovaé

s tranzistorem atf45171 na frekvenci 7523 MHz. Vstupni a vystupni pfizpisobovaci obvody
proved'te:

a) s diskrétnimi souc¢astkami

b) pomoci tsekit mikropaskového vedeni.

Pokyny k vypracovani:

Zkontrolujte, zda je tranzistor na zadané frekvenci stabilni. Pokud tomu tak neni, pozadejte
cvi¢iciho o zménu zadani.

Mikropaskova vedeni navrhnéte na podlozce o sile h=1 mm, pokovené 20 mikrometrti silnou
vrstvou médi. Relativni permitivita podlozky je rovna 4, ztratovy Cinitel pak 0,001. Pii navrhu
uvazujte vliv diskontinuit (oteviené konce, odboceni) na vedeni.

Porovnejte mozné alternativy zapojeni. UrCete Sitku pasma pro pokles pienosu -3dB a pasmo, v
némz je prizpusobeni na vstupu a vystupu lepsi nez -20dB. Urcete tolerancni pdsma soucastek
(rozmérh vedeni) tak, aby teoreticka vytéZnost vyroby byla alespont 90%.

Navrh zpracujte tak, zZe bude obsahovat titulni stranu s udaji o zpracovateli, toto zadani, schéma
zapojeni navrzenych obvodii, hodnoty soucastek, graficka znazornéni vypoctenych charakteristik

zesilovacu (velikosti odrazl a pfenost, zavislosti vytéznosti vyroby na hodnotach soucéstek) a
vykres motivu mikropaskovych vedeni. Parametry tranzistor naleznete na www.mide.cz/spar/.

Poznamka: Obvody se soustfedénymi parametry navrhnéte i v pfipade, kdy vychazeji nerealizovatelné hodnoty.



Z.adani cislo 188

Navrh uzkopasmového zesilovace

Ukol: Navrhnéte jednostupiiovy tranzistorovy zesilovaé

s tranzistorem thx05 na frekvenci 11302 MHz. Vstupni a vystupni ptizpisobovaci obvody
proved'te:

a) s diskrétnimi souc¢astkami

b) pomoci tsekit mikropaskového vedeni.

Pokyny k vypracovani:

Zkontrolujte, zda je tranzistor na zadané frekvenci stabilni. Pokud tomu tak neni, pozadejte
cvi¢iciho o zménu zadani.

Mikropaskova vedeni navrhnéte na podlozce o sile h=1 mm, pokovené 20 mikrometrti silnou
vrstvou médi. Relativni permitivita podlozky je rovna 4, ztratovy Cinitel pak 0,001. Pii navrhu
uvazujte vliv diskontinuit (oteviené konce, odboceni) na vedeni.

Porovnejte mozné alternativy zapojeni. UrCete Sitku pasma pro pokles pienosu -3dB a pasmo, v
némz je prizpusobeni na vstupu a vystupu lepsi nez -20dB. Urcete tolerancni pdsma soucastek
(rozmérh vedeni) tak, aby teoreticka vytéZnost vyroby byla alespont 90%.

Navrh zpracujte tak, ze bude obsahovat titulni stranu s udaji o zpracovateli, toto zadani, schéma
zapojeni navrzenych obvodii, hodnoty soucastek, graficka znazornéni vypoctenych charakteristik

zesilovacu (velikosti odrazli a pfenost, zavislosti vytéznosti vyroby na hodnotach soucéstek) a
vykres motivu mikropaskovych vedeni. Parametry tranzistor naleznete na www.mide.cz/spar/.

Poznamka: Obvody se soustfedénymi parametry navrhnéte i v pfipade, kdy vychazeji nerealizovatelné hodnoty.



Z.adani cislo 189

Navrh uzkopasmového zesilovace

Ukol: Navrhnéte jednostupiiovy tranzistorovy zesilovaé

s tranzistorem atf13336 na frekvenci 11700 MHz. Vstupni a vystupni pfizptisobovaci obvody
proved'te:

a) s diskrétnimi souc¢astkami

b) pomoci tsekit mikropaskového vedeni.

Pokyny k vypracovani:

Zkontrolujte, zda je tranzistor na zadané frekvenci stabilni. Pokud tomu tak neni, pozadejte
cvi¢iciho o zménu zadani.

Mikropaskova vedeni navrhnéte na podlozce o sile h=1 mm, pokovené 20 mikrometrti silnou
vrstvou médi. Relativni permitivita podlozky je rovna 4, ztratovy Cinitel pak 0,001. Pfi navrhu
uvazujte vliv diskontinuit (oteviené konce, odboceni) na vedeni.

Porovnejte mozné alternativy zapojeni. UrCete Sitku pasma pro pokles pienosu -3dB a pasmo, v
némz je prizpusobeni na vstupu a vystupu lepsi nez -20dB. Urcete tolerancni pdsma soucastek
(rozmérh vedeni) tak, aby teoreticka vytéZnost vyroby byla alespont 90%.

Navrh zpracujte tak, zZe bude obsahovat titulni stranu s udaji o zpracovateli, toto zadani, schéma
zapojeni navrzenych obvodii, hodnoty soucastek, graficka znazornéni vypoctenych charakteristik

zesilovacu (velikosti odrazl a pfenost, zavislosti vytéznosti vyroby na hodnotach soucéstek) a
vykres motivu mikropaskovych vedeni. Parametry tranzistor naleznete na www.mide.cz/spar/.

Poznamka: Obvody se soustfedénymi parametry navrhnéte i v pfipade, kdy vychazeji nerealizovatelné hodnoty.



Z.adani cislo 190

Navrh uzkopasmového zesilovace

Ukol: Navrhnéte jednostupiiovy tranzistorovy zesilovaé

s tranzistorem thx05 na frekvenci 13967 MHz. Vstupni a vystupni pfizpisobovaci obvody
proved'te:

a) s diskrétnimi souc¢astkami

b) pomoci tsekit mikropaskového vedeni.

Pokyny k vypracovani:

Zkontrolujte, zda je tranzistor na zadané frekvenci stabilni. Pokud tomu tak neni, pozadejte
cvi¢iciho o zménu zadani.

Mikropaskova vedeni navrhnéte na podlozce o sile h=1 mm, pokovené 20 mikrometrti silnou
vrstvou médi. Relativni permitivita podlozky je rovna 4, ztratovy Cinitel pak 0,001. Pii navrhu
uvazujte vliv diskontinuit (oteviené konce, odboceni) na vedeni.

Porovnejte mozné alternativy zapojeni. UrCete Sitku pasma pro pokles pienosu -3dB a pasmo, v
némz je prizpusobeni na vstupu a vystupu lepsi nez -20dB. Urcete tolerancni pdsma soucastek
(rozmérh vedeni) tak, aby teoreticka vytéZnost vyroby byla alespont 90%.

Navrh zpracujte tak, ze bude obsahovat titulni stranu s udaji o zpracovateli, toto zadani, schéma
zapojeni navrzenych obvodii, hodnoty soucastek, graficka znazornéni vypoctenych charakteristik

zesilovacu (velikosti odrazli a pfenost, zavislosti vytéznosti vyroby na hodnotach soucéstek) a
vykres motivu mikropaskovych vedeni. Parametry tranzistor naleznete na www.mide.cz/spar/.

Poznamka: Obvody se soustfedénymi parametry navrhnéte i v pfipade, kdy vychazeji nerealizovatelné hodnoty.



Z.adani cislo 191

Navrh uzkopasmového zesilovace

Ukol: Navrhnéte jednostupiiovy tranzistorovy zesilovaé

s tranzistorem at21400 na frekvenci 7500 MHz. Vstupni a vystupni ptizptisobovaci obvody
proved'te:

a) s diskrétnimi souc¢astkami

b) pomoci tsekit mikropaskového vedeni.

Pokyny k vypracovani:

Zkontrolujte, zda je tranzistor na zadané frekvenci stabilni. Pokud tomu tak neni, pozadejte
cvi¢iciho o zménu zadani.

Mikropaskova vedeni navrhnéte na podlozce o sile h=1 mm, pokovené 20 mikrometrti silnou
vrstvou médi. Relativni permitivita podlozky je rovna 4, ztratovy Cinitel pak 0,001. Pii navrhu
uvazujte vliv diskontinuit (oteviené konce, odboceni) na vedeni.

Porovnejte mozné alternativy zapojeni. UrCete Sitku pasma pro pokles pienosu -3dB a pasmo, v
némz je prizpusobeni na vstupu a vystupu lepsi nez -20dB. Urcete tolerancni pdsma soucastek
(rozmérh vedeni) tak, aby teoreticka vytéZnost vyroby byla alespont 90%.

Navrh zpracujte tak, zZe bude obsahovat titulni stranu s udaji o zpracovateli, toto zadani, schéma
zapojeni navrzenych obvodii, hodnoty soucastek, graficka znazornéni vypoctenych charakteristik

zesilovacu (velikosti odrazli a pfenost, zavislosti vytéznosti vyroby na hodnotach soucéstek) a
vykres motivu mikropaskovych vedeni. Parametry tranzistor naleznete na www.mide.cz/spar/.

Poznamka: Obvody se soustfedénymi parametry navrhnéte i v pfipade, kdy vychazeji nerealizovatelné hodnoty.



Z.adani cislo 192

Navrh uzkopasmového zesilovace

Ukol: Navrhnéte jednostupiiovy tranzistorovy zesilovaé

s tranzistorem atf26884 na frekvenci 10456 MHz. Vstupni a vystupni pfizptisobovaci obvody
proved'te:

a) s diskrétnimi souc¢astkami

b) pomoci tsekit mikropaskového vedeni.

Pokyny k vypracovani:

Zkontrolujte, zda je tranzistor na zadané frekvenci stabilni. Pokud tomu tak neni, pozadejte
cvi¢iciho o zménu zadani.

Mikropaskova vedeni navrhnéte na podlozce o sile h=1 mm, pokovené 20 mikrometrti silnou
vrstvou médi. Relativni permitivita podlozky je rovna 4, ztratovy Cinitel pak 0,001. Pfi navrhu
uvazujte vliv diskontinuit (oteviené konce, odboceni) na vedeni.

Porovnejte mozné alternativy zapojeni. UrCete Sitku pasma pro pokles pienosu -3dB a pasmo, v
némz je prizpusobeni na vstupu a vystupu lepsi nez -20dB. Urcete tolerancni pdsma soucastek
(rozmérh vedeni) tak, aby teoreticka vytéZnost vyroby byla alespont 90%.

Navrh zpracujte tak, Ze bude obsahovat titulni stranu s udaji o zpracovateli, toto zadani, schéma
zapojeni navrzenych obvodii, hodnoty soucastek, graficka znazornéni vypoctenych charakteristik

zesilovacu (velikosti odrazli a pfenost, zavislosti vytéznosti vyroby na hodnotach soucéstek) a
vykres motivu mikropaskovych vedeni. Parametry tranzistor naleznete na www.mide.cz/spar/.

Poznamka: Obvody se soustfedénymi parametry navrhnéte i v pfipade, kdy vychazeji nerealizovatelné hodnoty.



Z.adani cislo 193

Navrh uzkopasmového zesilovace

Ukol: Navrhnéte jednostupiiovy tranzistorovy zesilovaé

s tranzistorem thx05 na frekvenci 13212 MHz. Vstupni a vystupni ptizpisobovaci obvody
proved'te:

a) s diskrétnimi souc¢astkami

b) pomoci tsekit mikropaskového vedeni.

Pokyny k vypracovani:

Zkontrolujte, zda je tranzistor na zadané frekvenci stabilni. Pokud tomu tak neni, pozadejte
cvi¢iciho o zménu zadani.

Mikropaskova vedeni navrhnéte na podlozce o sile h=1 mm, pokovené 20 mikrometrti silnou
vrstvou médi. Relativni permitivita podlozky je rovna 4, ztratovy Cinitel pak 0,001. Pii navrhu
uvazujte vliv diskontinuit (oteviené konce, odboceni) na vedeni.

Porovnejte mozné alternativy zapojeni. UrCete Sitku pasma pro pokles pienosu -3dB a pasmo, v
némz je prizpusobeni na vstupu a vystupu lepsi nez -20dB. Urcete tolerancni pdsma soucastek
(rozmérh vedeni) tak, aby teoreticka vytéZnost vyroby byla alespont 90%.

Navrh zpracujte tak, ze bude obsahovat titulni stranu s udaji o zpracovateli, toto zadani, schéma
zapojeni navrzenych obvodii, hodnoty soucastek, graficka znazornéni vypoctenych charakteristik

zesilovacu (velikosti odrazli a pfenost, zavislosti vytéznosti vyroby na hodnotach soucéstek) a
vykres motivu mikropaskovych vedeni. Parametry tranzistor naleznete na www.mide.cz/spar/.

Poznamka: Obvody se soustfedénymi parametry navrhnéte i v pfipade, kdy vychazeji nerealizovatelné hodnoty.



Z.adani cCislo 194

Navrh uzkopasmového zesilovace

Ukol: Navrhnéte jednostupiiovy tranzistorovy zesilovaé

s tranzistorem nec2135c na frekvenci 3405 MHz. Vstupni a vystupni pfizpiisobovaci obvody
proved'te:

a) s diskrétnimi souc¢astkami

b) pomoci tsekit mikropaskového vedeni.

Pokyny k vypracovani:

Zkontrolujte, zda je tranzistor na zadané frekvenci stabilni. Pokud tomu tak neni, pozadejte
cvi¢iciho o zménu zadani.

Mikropaskova vedeni navrhnéte na podlozce o sile h=1 mm, pokovené 20 mikrometrti silnou
vrstvou médi. Relativni permitivita podlozky je rovna 4, ztratovy Cinitel pak 0,001. Pfi navrhu
uvazujte vliv diskontinuit (oteviené konce, odboceni) na vedeni.

Porovnejte mozné alternativy zapojeni. UrCete Sitku pasma pro pokles pienosu -3dB a pasmo, v
némz je prizpusobeni na vstupu a vystupu lepsi nez -20dB. Urcete tolerancni pdsma soucastek
(rozmérh vedeni) tak, aby teoreticka vytéZnost vyroby byla alespont 90%.

Navrh zpracujte tak, Ze bude obsahovat titulni stranu s udaji o zpracovateli, toto zadani, schéma
zapojeni navrzenych obvodii, hodnoty soucastek, graficka znazornéni vypoctenych charakteristik

zesilovacu (velikosti odrazli a pfenost, zavislosti vytéznosti vyroby na hodnotach soucéstek) a
vykres motivu mikropaskovych vedeni. Parametry tranzistor naleznete na www.mide.cz/spar/.

Poznamka: Obvody se soustfedénymi parametry navrhnéte i v pfipade, kdy vychazeji nerealizovatelné hodnoty.



Z.adani cislo 195

Navrh uzkopasmového zesilovace

Ukol: Navrhnéte jednostupiiovy tranzistorovy zesilovaé

s tranzistorem mav11 na frekvenci 305 MHz. Vstupni a vystupni pfizpisobovaci obvody
proved'te:

a) s diskrétnimi souc¢astkami

b) pomoci tsekit mikropaskového vedeni.

Pokyny k vypracovani:

Zkontrolujte, zda je tranzistor na zadané frekvenci stabilni. Pokud tomu tak neni, pozadejte
cvi¢iciho o zménu zadani.

Mikropaskova vedeni navrhnéte na podlozce o sile h=1 mm, pokovené 20 mikrometrti silnou
vrstvou médi. Relativni permitivita podlozky je rovna 4, ztratovy Cinitel pak 0,001. Pii navrhu
uvazujte vliv diskontinuit (oteviené konce, odboceni) na vedeni.

Porovnejte mozné alternativy zapojeni. UrCete Sitku pasma pro pokles pienosu -3dB a pasmo, v
némz je prizpusobeni na vstupu a vystupu lepsi nez -20dB. Urcete tolerancni pdsma soucastek
(rozmérh vedeni) tak, aby teoreticka vytéZnost vyroby byla alespont 90%.

Navrh zpracujte tak, zZe bude obsahovat titulni stranu s udaji o zpracovateli, toto zadani, schéma
zapojeni navrzenych obvodii, hodnoty soucastek, graficka znazornéni vypoctenych charakteristik

zesilovacu (velikosti odrazl a pfenost, zavislosti vytéznosti vyroby na hodnotach soucéstek) a
vykres motivu mikropaskovych vedeni. Parametry tranzistor naleznete na www.mide.cz/spar/.

Poznamka: Obvody se soustfedénymi parametry navrhnéte i v pfipade, kdy vychazeji nerealizovatelné hodnoty.



Z.adani cislo 196

Navrh uzkopasmového zesilovace

Ukol: Navrhnéte jednostupiiovy tranzistorovy zesilovaé

s tranzistorem vem702 na frekvenci 11600 MHz. Vstupni a vystupni pfizpusobovaci obvody
proved'te:

a) s diskrétnimi souc¢astkami

b) pomoci tsekil mikropaskového vedeni.

Pokyny k vypracovani:

Zkontrolujte, zda je tranzistor na zadané frekvenci stabilni. Pokud tomu tak neni, pozadejte
cvi¢iciho o zménu zadani.

Mikropaskova vedeni navrhnéte na podlozce o sile h=1 mm, pokovené 20 mikrometrti silnou
vrstvou médi. Relativni permitivita podlozky je rovna 4, ztratovy Cinitel pak 0,001. Pii navrhu
uvazujte vliv diskontinuit (oteviené konce, odboceni) na vedeni.

Porovnejte mozné alternativy zapojeni. UrCete Sitku pasma pro pokles pienosu -3dB a pasmo, v
némz je prizpusobeni na vstupu a vystupu lepsi nez -20dB. Urcete tolerancni pdsma soucastek
(rozmérh vedeni) tak, aby teoreticka vytéZnost vyroby byla alespont 90%.

Navrh zpracujte tak, ze bude obsahovat titulni stranu s udaji o zpracovateli, toto zadani, schéma
zapojeni navrzenych obvodii, hodnoty soucastek, graficka znazornéni vypoctenych charakteristik

zesilovacu (velikosti odrazli a pfenost, zavislosti vytéznosti vyroby na hodnotach soucéstek) a
vykres motivu mikropaskovych vedeni. Parametry tranzistor naleznete na www.mide.cz/spar/.

Poznamka: Obvody se soustfedénymi parametry navrhnéte i v pfipade, kdy vychazeji nerealizovatelné hodnoty.



Z.adani cislo 197

Navrh uzkopasmového zesilovace

Ukol: Navrhnéte jednostupiiovy tranzistorovy zesilovaé

s tranzistorem atf26150 na frekvenci 16352 MHz. Vstupni a vystupni pfizptisobovaci obvody
proved'te:

a) s diskrétnimi souc¢astkami

b) pomoci tsekit mikropaskového vedeni.

Pokyny k vypracovani:

Zkontrolujte, zda je tranzistor na zadané frekvenci stabilni. Pokud tomu tak neni, pozadejte
cvi¢iciho o zménu zadani.

Mikropaskova vedeni navrhnéte na podlozce o sile h=1 mm, pokovené 20 mikrometrti silnou
vrstvou médi. Relativni permitivita podlozky je rovna 4, ztratovy Cinitel pak 0,001. Pfi navrhu
uvazujte vliv diskontinuit (oteviené konce, odboceni) na vedeni.

Porovnejte mozné alternativy zapojeni. UrCete Sitku pasma pro pokles pienosu -3dB a pasmo, v
némz je prizpusobeni na vstupu a vystupu lepsi nez -20dB. Urcete tolerancni pdsma soucastek
(rozmérh vedeni) tak, aby teoreticka vytéZnost vyroby byla alespont 90%.

Navrh zpracujte tak, Ze bude obsahovat titulni stranu s udaji o zpracovateli, toto zadani, schéma
zapojeni navrzenych obvodii, hodnoty soucastek, graficka znazornéni vypoctenych charakteristik

zesilovacu (velikosti odrazli a pfenost, zavislosti vytéznosti vyroby na hodnotach soucéstek) a
vykres motivu mikropaskovych vedeni. Parametry tranzistor naleznete na www.mide.cz/spar/.

Poznamka: Obvody se soustfedénymi parametry navrhnéte i v pfipade, kdy vychazeji nerealizovatelné hodnoty.



Z.adani cislo 198

Navrh uzkopasmového zesilovace

Ukol: Navrhnéte jednostupiiovy tranzistorovy zesilovaé

s tranzistorem nec70000 na frekvenci 18979 MHz. Vstupni a vystupni ptizplisobovaci obvody
proved'te:

a) s diskrétnimi souc¢astkami

b) pomoci tsekil mikropaskového vedeni.

Pokyny k vypracovani:

Zkontrolujte, zda je tranzistor na zadané frekvenci stabilni. Pokud tomu tak neni, pozadejte
cvi¢iciho o zménu zadani.

Mikropaskova vedeni navrhnéte na podlozce o sile h=1 mm, pokovené 20 mikrometrti silnou
vrstvou médi. Relativni permitivita podlozky je rovna 4, ztratovy Cinitel pak 0,001. Pfi navrhu
uvazujte vliv diskontinuit (oteviené konce, odboceni) na vedeni.

Porovnejte mozné alternativy zapojeni. UrCete Sitku pasma pro pokles pienosu -3dB a pasmo, v
némz je prizpusobeni na vstupu a vystupu lepsi nez -20dB. Urcete tolerancni pdsma soucastek
(rozmérh vedeni) tak, aby teoreticka vytéZnost vyroby byla alespont 90%.

Navrh zpracujte tak, Ze bude obsahovat titulni stranu s udaji o zpracovateli, toto zadani, schéma
zapojeni navrzenych obvodii, hodnoty soucastek, graficka znazornéni vypoctenych charakteristik

zesilovacu (velikosti odrazli a pfenost, zavislosti vytéznosti vyroby na hodnotach soucéstek) a
vykres motivu mikropaskovych vedeni. Parametry tranzistor naleznete na www.mide.cz/spar/.

Poznamka: Obvody se soustfedénymi parametry navrhnéte i v pfipade, kdy vychazeji nerealizovatelné hodnoty.



Z.adani cislo 199

Navrh uzkopasmového zesilovace

Ukol: Navrhnéte jednostupiiovy tranzistorovy zesilovaé

s tranzistorem atf14484 na frekvenci 14321 MHz. Vstupni a vystupni pfizptisobovaci obvody
proved'te:

a) s diskrétnimi souc¢astkami

b) pomoci tsekit mikropaskového vedeni.

Pokyny k vypracovani:

Zkontrolujte, zda je tranzistor na zadané frekvenci stabilni. Pokud tomu tak neni, pozadejte
cvi¢iciho o zménu zadani.

Mikropaskova vedeni navrhnéte na podlozce o sile h=1 mm, pokovené 20 mikrometrti silnou
vrstvou médi. Relativni permitivita podlozky je rovna 4, ztratovy Cinitel pak 0,001. Pfi navrhu
uvazujte vliv diskontinuit (oteviené konce, odboceni) na vedeni.

Porovnejte mozné alternativy zapojeni. UrCete Sitku pasma pro pokles pienosu -3dB a pasmo, v
némz je prizpusobeni na vstupu a vystupu lepsi nez -20dB. Urcete tolerancni pdsma soucastek
(rozmérh vedeni) tak, aby teoreticka vytéZnost vyroby byla alespont 90%.

Navrh zpracujte tak, Ze bude obsahovat titulni stranu s udaji o zpracovateli, toto zadani, schéma
zapojeni navrzenych obvodii, hodnoty soucastek, graficka znazornéni vypoctenych charakteristik

zesilovacu (velikosti odrazli a pfenost, zavislosti vytéznosti vyroby na hodnotach soucéstek) a
vykres motivu mikropaskovych vedeni. Parametry tranzistor naleznete na www.mide.cz/spar/.

Poznamka: Obvody se soustfedénymi parametry navrhnéte i v pfipade, kdy vychazeji nerealizovatelné hodnoty.



Z.adani cislo 200

Navrh uzkopasmového zesilovace

Ukol: Navrhnéte jednostupiiovy tranzistorovy zesilovaé

s tranzistorem nec70000 na frekvenci 17937 MHz. Vstupni a vystupni ptizplisobovaci obvody
proved'te:

a) s diskrétnimi souc¢astkami

b) pomoci tsekil mikropaskového vedeni.

Pokyny k vypracovani:

Zkontrolujte, zda je tranzistor na zadané frekvenci stabilni. Pokud tomu tak neni, pozadejte
cvi¢iciho o zménu zadani.

Mikropaskova vedeni navrhnéte na podlozce o sile h=1 mm, pokovené 20 mikrometrti silnou
vrstvou médi. Relativni permitivita podlozky je rovna 4, ztratovy Cinitel pak 0,001. Pfi navrhu
uvazujte vliv diskontinuit (oteviené konce, odboceni) na vedeni.

Porovnejte mozné alternativy zapojeni. UrCete Sitku pasma pro pokles pienosu -3dB a pasmo, v
némz je prizpusobeni na vstupu a vystupu lepsi nez -20dB. Urcete tolerancni pdsma soucastek
(rozmérh vedeni) tak, aby teoreticka vytéZnost vyroby byla alespont 90%.

Navrh zpracujte tak, Ze bude obsahovat titulni stranu s udaji o zpracovateli, toto zadani, schéma
zapojeni navrzenych obvodii, hodnoty soucastek, graficka znazornéni vypoctenych charakteristik

zesilovacu (velikosti odrazl a pfenost, zavislosti vytéznosti vyroby na hodnotach soucéstek) a
vykres motivu mikropaskovych vedeni. Parametry tranzistor naleznete na www.mide.cz/spar/.

Poznamka: Obvody se soustfedénymi parametry navrhnéte i v pfipade, kdy vychazeji nerealizovatelné hodnoty.



Z.adani cislo 201

Navrh uzkopasmového zesilovace

Ukol: Navrhnéte jednostupiiovy tranzistorovy zesilovaé

s tranzistorem thx05 na frekvenci 10821 MHz. Vstupni a vystupni ptizpisobovaci obvody
proved'te:

a) s diskrétnimi souc¢astkami

b) pomoci tsekit mikropaskového vedeni.

Pokyny k vypracovani:

Zkontrolujte, zda je tranzistor na zadané frekvenci stabilni. Pokud tomu tak neni, pozadejte
cvi¢iciho o zménu zadani.

Mikropaskova vedeni navrhnéte na podlozce o sile h=1 mm, pokovené 20 mikrometrti silnou
vrstvou médi. Relativni permitivita podlozky je rovna 4, ztratovy Cinitel pak 0,001. Pii navrhu
uvazujte vliv diskontinuit (oteviené konce, odboceni) na vedeni.

Porovnejte mozné alternativy zapojeni. UrCete Sitku pasma pro pokles pienosu -3dB a pasmo, v
némz je prizpusobeni na vstupu a vystupu lepsi nez -20dB. Urcete tolerancni pdsma soucastek
(rozmérh vedeni) tak, aby teoreticka vytéZnost vyroby byla alespont 90%.

Navrh zpracujte tak, Ze bude obsahovat titulni stranu s udaji o zpracovateli, toto zadani, schéma
zapojeni navrzenych obvodii, hodnoty soucastek, graficka znazornéni vypoctenych charakteristik

zesilovacu (velikosti odrazl a pfenost, zavislosti vytéznosti vyroby na hodnotach soucéstek) a
vykres motivu mikropaskovych vedeni. Parametry tranzistor naleznete na www.mide.cz/spar/.

Poznamka: Obvody se soustfedénymi parametry navrhnéte i v pfipade, kdy vychazeji nerealizovatelné hodnoty.



Z.adani cislo 202

Navrh uzkopasmového zesilovace

Ukol: Navrhnéte jednostupiiovy tranzistorovy zesilovaé

s tranzistorem nec64535 na frekvenci 2222 MHz. Vstupni a vystupni pfizpusobovaci obvody
proved'te:

a) s diskrétnimi souc¢astkami

b) pomoci tsekit mikropaskového vedeni.

Pokyny k vypracovani:

Zkontrolujte, zda je tranzistor na zadané frekvenci stabilni. Pokud tomu tak neni, pozadejte
cvi¢iciho o zménu zadani.

Mikropaskova vedeni navrhnéte na podlozce o sile h=1 mm, pokovené 20 mikrometrti silnou
vrstvou médi. Relativni permitivita podlozky je rovna 4, ztratovy Cinitel pak 0,001. Pii navrhu
uvazujte vliv diskontinuit (oteviené konce, odboceni) na vedeni.

Porovnejte mozné alternativy zapojeni. UrCete Sitku pasma pro pokles pienosu -3dB a pasmo, v
némz je prizpusobeni na vstupu a vystupu lepsi nez -20dB. Urcete tolerancni pdsma soucastek
(rozmérh vedeni) tak, aby teoreticka vytéZnost vyroby byla alespont 90%.

Navrh zpracujte tak, zZe bude obsahovat titulni stranu s udaji o zpracovateli, toto zadani, schéma
zapojeni navrzenych obvodii, hodnoty soucastek, graficka znazornéni vypoctenych charakteristik

zesilovacu (velikosti odrazli a pfenost, zavislosti vytéznosti vyroby na hodnotach soucéstek) a
vykres motivu mikropaskovych vedeni. Parametry tranzistor naleznete na www.mide.cz/spar/.

Poznamka: Obvody se soustfedénymi parametry navrhnéte i v pfipade, kdy vychazeji nerealizovatelné hodnoty.



Z.adani cislo 203

Navrh uzkopasmového zesilovace

Ukol: Navrhnéte jednostupiiovy tranzistorovy zesilovaé

s tranzistorem atf45171 na frekvenci 8635 MHz. Vstupni a vystupni pfizpisobovaci obvody
proved'te:

a) s diskrétnimi souc¢astkami

b) pomoci tsekit mikropaskového vedeni.

Pokyny k vypracovani:

Zkontrolujte, zda je tranzistor na zadané frekvenci stabilni. Pokud tomu tak neni, pozadejte
cvi¢iciho o zménu zadani.

Mikropaskova vedeni navrhnéte na podlozce o sile h=1 mm, pokovené 20 mikrometrti silnou
vrstvou médi. Relativni permitivita podlozky je rovna 4, ztratovy Cinitel pak 0,001. Pii navrhu
uvazujte vliv diskontinuit (oteviené konce, odboceni) na vedeni.

Porovnejte mozné alternativy zapojeni. UrCete Sitku pasma pro pokles pienosu -3dB a pasmo, v
némz je prizpusobeni na vstupu a vystupu lepsi nez -20dB. Urcete tolerancni pdsma soucastek
(rozmé&rh vedeni) tak, aby teoreticka vytéZnost vyroby byla alespont 90%.

Navrh zpracujte tak, ze bude obsahovat titulni stranu s udaji o zpracovateli, toto zadani, schéma
zapojeni navrzenych obvodii, hodnoty soucastek, graficka znazornéni vypoctenych charakteristik

zesilovacu (velikosti odrazli a pfenost, zavislosti vytéznosti vyroby na hodnotach soucastek) a
vykres motivu mikropaskovych vedeni. Parametry tranzistor naleznete na www.mide.cz/spar/.

Poznamka: Obvody se soustfedénymi parametry navrhnéte i v pfipade, kdy vychazeji nerealizovatelné hodnoty.



Z.adani cislo 204

Navrh uzkopasmového zesilovace

Ukol: Navrhnéte jednostupiiovy tranzistorovy zesilovaé

s tranzistorem nec64535 na frekvenci 4829 MHz. Vstupni a vystupni pfizpusobovaci obvody
proved'te:

a) s diskrétnimi souc¢astkami

b) pomoci tsekit mikropaskového vedeni.

Pokyny k vypracovani:

Zkontrolujte, zda je tranzistor na zadané frekvenci stabilni. Pokud tomu tak neni, pozadejte
cvi¢iciho o zménu zadani.

Mikropaskova vedeni navrhnéte na podlozce o sile h=1 mm, pokovené 20 mikrometrti silnou
vrstvou médi. Relativni permitivita podlozky je rovna 4, ztratovy Cinitel pak 0,001. Pii navrhu
uvazujte vliv diskontinuit (oteviené konce, odboceni) na vedeni.

Porovnejte mozné alternativy zapojeni. UrCete Sitku pasma pro pokles pienosu -3dB a pasmo, v
némz je prizpusobeni na vstupu a vystupu lepsi nez -20dB. Urcete tolerancni pdsma soucastek
(rozmérh vedeni) tak, aby teoreticka vytéZnost vyroby byla alespont 90%.

Navrh zpracujte tak, zZe bude obsahovat titulni stranu s udaji o zpracovateli, toto zadani, schéma
zapojeni navrzenych obvodii, hodnoty soucastek, graficka znazornéni vypoctenych charakteristik

zesilovacu (velikosti odrazli a pfenost, zavislosti vytéznosti vyroby na hodnotach soucéstek) a
vykres motivu mikropaskovych vedeni. Parametry tranzistor naleznete na www.mide.cz/spar/.

Poznamka: Obvody se soustfedénymi parametry navrhnéte i v pfipade, kdy vychazeji nerealizovatelné hodnoty.



Z.adani cislo 205

Navrh uzkopasmového zesilovace

Ukol: Navrhnéte jednostupiiovy tranzistorovy zesilovaé

s tranzistorem at21400 na frekvenci 9000 MHz. Vstupni a vystupni ptizptisobovaci obvody
proved'te:

a) s diskrétnimi souc¢astkami

b) pomoci tsekit mikropaskového vedeni.

Pokyny k vypracovani:

Zkontrolujte, zda je tranzistor na zadané frekvenci stabilni. Pokud tomu tak neni, pozadejte
cvi¢iciho o zménu zadani.

Mikropaskova vedeni navrhnéte na podlozce o sile h=1 mm, pokovené 20 mikrometrti silnou
vrstvou médi. Relativni permitivita podlozky je rovna 4, ztratovy Cinitel pak 0,001. Pii navrhu
uvazujte vliv diskontinuit (oteviené konce, odboceni) na vedeni.

Porovnejte mozné alternativy zapojeni. UrCete Sitku pasma pro pokles pienosu -3dB a pasmo, v
némz je prizpusobeni na vstupu a vystupu lepsi nez -20dB. Urcete tolerancni pdsma soucastek
(rozmérh vedeni) tak, aby teoreticka vytéZnost vyroby byla alespont 90%.

Navrh zpracujte tak, zZe bude obsahovat titulni stranu s udaji o zpracovateli, toto zadani, schéma
zapojeni navrzenych obvodii, hodnoty soucastek, graficka znazornéni vypoctenych charakteristik

zesilovacu (velikosti odrazli a pfenost, zavislosti vytéznosti vyroby na hodnotach soucéstek) a
vykres motivu mikropaskovych vedeni. Parametry tranzistor naleznete na www.mide.cz/spar/.

Poznamka: Obvody se soustfedénymi parametry navrhnéte i v pfipade, kdy vychazeji nerealizovatelné hodnoty.



Z.adani cislo 206

Navrh uzkopasmového zesilovace

Ukol: Navrhnéte jednostupiiovy tranzistorovy zesilovaé

s tranzistorem a60570a na frekvenci 4550 MHz. Vstupni a vystupni ptizpiisobovaci obvody
proved'te:

a) s diskrétnimi souc¢astkami

b) pomoci tsekit mikropaskového vedeni.

Pokyny k vypracovani:

Zkontrolujte, zda je tranzistor na zadané frekvenci stabilni. Pokud tomu tak neni, pozadejte
cvi¢iciho o zménu zadani.

Mikropaskova vedeni navrhnéte na podlozce o sile h=1 mm, pokovené 20 mikrometrti silnou
vrstvou médi. Relativni permitivita podlozky je rovna 4, ztratovy Cinitel pak 0,001. Pii navrhu
uvazujte vliv diskontinuit (oteviené konce, odboceni) na vedeni.

Porovnejte mozné alternativy zapojeni. UrCete Sitku pasma pro pokles pienosu -3dB a pasmo, v
némz je prizpusobeni na vstupu a vystupu lepsi nez -20dB. Urcete tolerancni pdsma soucastek
(rozmérh vedeni) tak, aby teoreticka vytéZnost vyroby byla alespont 90%.

Navrh zpracujte tak, zZe bude obsahovat titulni stranu s udaji o zpracovateli, toto zadani, schéma
zapojeni navrzenych obvodii, hodnoty soucastek, graficka znazornéni vypoctenych charakteristik

zesilovacu (velikosti odrazli a pfenost, zavislosti vytéznosti vyroby na hodnotach soucéstek) a
vykres motivu mikropaskovych vedeni. Parametry tranzistor naleznete na www.mide.cz/spar/.

Poznamka: Obvody se soustfedénymi parametry navrhnéte i v pfipade, kdy vychazeji nerealizovatelné hodnoty.



